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INSTRUCTION FOR SOLDERING

All semiconductor devices are very sensible to elevated temperatures. In order to prevent
them being damage, the following procedure should be adhered to, when such devices are
soldered:

First the ends of leads should be tinned over a length of 5 millimetres. An inert cleaning
agent should be used for soldering (preferably colopheonium, solved in alcohel). In the course
of soldering, the excessive heat from the leads must be removed in such a way, that the lead
is gripped in flot-nosed pliers between the semiconductor device and the point to be solde-
red, whereby the heat transfer towards the semiconductor crystal is eliminated. Soldering
lugs in the device, to which the semiconductor devices is to be soldered, must also be first
tinned. For soldering use only a perfectly insulated soldering iron, or an iron, which during
the soldering process is disconnected from the mains. if both parts are well prepared, the
time for soldering proper can be reduced to 1—2 seconds.

OPERATIONAL RECOMMENDATIONS FOR DESIGNERS

As far as it is necessary to bend the leads at the device, the bend may be made minimum
3 mm from the edge of the device case. The lead must not be stressed for bending on the
point of the seal of the case (there is a risk of breaking off).

STORAGE

It is permitted to store the semiconductor devices only in the closed, dry and ventilated
places, where there is not corrosive ambient, which would be harmful for devices. It is recom-
mended to keep the storage temperoture over the range of 5 to 35°C, relative humidity of
the ambient less than 75 9.

LOTVORSCHRIFT

Halbleiterbauelemente sind gegen iiberméssige Erwérmung empfindlich. Um eine Beschii-
digung zu verhiten,sollte daher folgender Vorgang beim Léten eingehaliten werden:

Die Anschlussenden miissen im vorous in einer Lénge von 5 mm verzinnt werden. Zum Ldten
muss ein neutrales Flussmittel (am besten eine Losung von Kolophonium in Alkohol) ver-
wendet werden. Beim Léten muss die ldstige Wérme von den Anschliissen dadurch abgeleitet
werden, dass der Anschluss an der Stelle zwischen der Létstelle und dem Halbleiter-
Bauelement in die Backen einer Flachzange geklemmt wird, so dass die Wérme sich nicht
durch den Anschluss zum Halbleiterkristoll fortsetzen kann. Auch der Létése in Gerdt muss
im voraus Zinn oufgetragen werden. Halbleiter-Bauelemente diirffen im Gerat mit elektrisch
einwandfrei isoliertem oder wéhrend des Létens vom elektrischen Netz abgeschalteten L&t-
kolben durchgefiihrt werden. Sind die Teile im voraus gut vorbereitet, reicht fiir daos
eigentliche Léten eine Zeit von 1 bis 2 Sekunden aus.

ANWEISUNG FUR MONTAGE

Wenn es bei der Montage nétig ist die Ausfiihrungen zu biegen, muss die Biegungsstelle
wenigstens 3 mm vom Rande des Halbleitergehtiuses entfernt sein. Die Ubergangsstelle der
Ausfihrung aus dem Gehduse darf nicht durch Biegungsbeanspruchung iberangestrengt
werden (Bruchgefahr).

LAGERUNG

Die Halbleiter-Bauelemente diirffen nur in geschlossenen, trockenen und geliiftetet RGumen
gelagert werden, wo nicht die Gefahr einer agressiven Umgebung besteht, die auf die Halb-
leiter-Bauelemente schadlichen Einfluss haben kénnte. Es wird empfohlen, in den Lagerungs-
rdumen einen Wd&rmezustand von 5 bis 35°C einzuhalten und eine relative Feuchtigkeit, die
kleiner als 759 ist.

TISK: MTZ O 2178 - 24418



Page Page Page Page
Type Seite Type Seite Type Seite Type Seite
MA3000 7 MBAB10AS 18 MH7400 30 MH8400 30
MA3005 8 MBA810S 18 MH7403 30 MH8410 .30
MA3006 8 MCAG40 15 -MH7404 30 MH8420 30
MA7805 26 MCA650 16 MH7405 30 MHB8430 30
MA7812 26 MCA660 17 MH7410 30 MH8437 30
MA7815 26 MDA2010 12 MH7420 30 MH8438 30
MA7824 25 MDA2020 19 MH7430 30 MH8440 30
MAA115 4 MH1551 60 MH7437 30 MHB8450 30
MAA125 4 MH1ST1 61 MH7438 30 MHB8451 30
MAA145 4 MH2009 55 MH7440 30 MH38453 30
MAA225 4 MH2009A 55 . MH7442 32 MH8454 30
MAA245 4 MH5400 30 © MH7450 30 MH8460 30
MAA325 =T MH5410 30 : MH7451 30 MHB8472 30
MAA345 . 5 MH5420 30! . MH7453 30 MHB8474 30
MAA435 5 MHS5430 30° MH7454 30 MHB8490A 32
MAA436 29 MH5437 30 MH7460 3 MH8493A 32
MAAS501 20 MH5438 30 MH7472 30 MHB8496 32
MAA502 20 MH5440 30 MH7474 30 MHB84150 32
MAA503 21 MH5450 30 MH7475 32 MH84151 32
MAAS504 20 MH5451 30 MH7489 41 MH84154 32
MAA525 5 MH5453 30 MH7490A 32 MH84164 32
MAAS550 3 MH5454 30 . MH7493A 32 MH84500 45
MAA661 9 MH5460 30 MH7496 32 MH24503 45
MAA723 28 MH5472 30 MH74141 32 MH84504 45
MAA723H 28 MH5474 30 MH74150 32 MHB84510 45 .
MAA725 22 MH5490A 32 MH74151 32 MH84520 45
MAA7258 22 MH5493A . 32 MH74154 32 MHB4537 45
MAA725C 22 MH5496 32 MH74164 37 MHB84538 45
MAA725H 22 MH54150 32 MH74188 a1 MH84540 45
MAA725] 22 MH54151 32 MH74192 32 MH84551 45
MAAT725K 22 MH54154 32 MH74193 32 MHB84564 45
MAAT41 24 MH54164 32 MH74500 45 MH84574 45
MAA741C 24 MH54500 45 MH74503 45 MH84S112 45
MAA7438 24 MH54503 45 MH74504 45 MHB108 56
MAA748C 24 MH54504 45 MH74510 a5 MHB1032 57
MAS560 10 MH54510 45 MH74520 45 MHB2100 58
MAS561 1 MH54520 45 MH74537 45 MHB4032 59
MAS562 12 MH54537 45 MH74538 45 MZH115 51
MBA125 6 MH54538 45 MH74540 45 MZH145 51
MBA145 6 MH54540 45 MH74551 45 MZH165 51
MBA225 6 MH54551 45 MH74564 45 MZH185 51
MBA245 6 MH54564 45 MH74574 45 MZJ115 51
MBAS530 13 MH54574 45 MH745112 45 MZK105 51
MBAS540 14 MH545112 45 MH745201 41




THREE STAGE LINEAR INTEGRATED AMPLIFIERS
DREISTUFIGER LINEARER INTEGRIERTER VERSTARKER
MAA115, MAA125, MAA145, MAA225, MAA245

Outlines @ Abmessungen

MAA115
MAA125
MAA145

Outlines e Abmessungen

MAA225
MAA245

101 1

pohled zespodu

Bottom view

Ansicht von unten
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Characteristic data:

Kenndaten:

Type Measured at:
Typ MAA115 MAA125 MAA145 MAA225 MAA245 Geresinr b
Voltage gain Ay > 50 - — — - dB Up=13V, Uz, =03V,
Spannungsverstérkung f=1kHz, R; =470 @
Ay — 7570 — 84>78 —_ dB Usg=7V,Uzey =21V,
f=1kHz, R; = 470 @
Ay — — 75>70 — 90 >80 dB Ug=12V, Uz =36V,
t=1kHz, R, =470 ©
Ay - 59 > 54 59 > 54 - — dB Up=7V, Uzey =17V,
=1 MHz, R; = 470 2
Input resistance Ry —_ >3 — —_ — k@2 Us=7V, Uz =21V,
Eingangswiderstond f=1kHz, R = 470 2
R; e — =2 —_ — k2 Up=12V, Uz =36V,
f=1kHz, R, =470 2
Distortion K <10 — - - — % Ug=13V, Uzq =03V,
Klirrfaktor f=1kHz, R; =470 2
K — <15 - <10 - %% Usg=7V,Uzey =21V,
f=1kHz, R, = 470 2
K —_— s < 1,5 — < 10 n!n UB =12 Vr U_? eff = 3.6 V,
f=1kHz, R; = 470 @
Noise voltoge Uy <5 - - - — uVv Up=13V, R =4700, Ry = 470 Q
Rauschspannung Ux — 2<5 2<5 - — uv Up =45V, R; =470, Ry = 470 Q
f=40 Hz...15 kHz
Maximum ratings: Grenzwerte: MAA115 MAA125 MAA145
Supply voltage Betriebsspannung Ug max 4 7 12 \
Peak voltage Spitzenspannung Usyzm max 4 7 12 Vv
Total current Gesamtstrom I max 50 mA
Total dissipation Verlustleistung (s = 45°C) Pyt max 300 mW
Thermal resistance Wérmewiderstand Rtnja max 330 K/
Junction temperature Sperrschichttemperatur j max 150 °C
Ambient temperature Umgebungstemperatur a max =55... +125 °C
MAA225 MAA245
Supply voltage Betriebsspannung Us max 7 12 v
Peak voltage Spitzenspannung Uz/am max 7 12 Vv
Current Iy, 15 Strom 1y, I3 la, Ia maox 40 mA
Current 1, Strom |, Iy " max 5 mA
Current |g Strom I lg max 5 mA
Total dissipation Verlustleistung (#. = 45°C)  Pyor max 300 mw
Thermal resistance Waéarmewiderstand Rthja max 300 K/w
Junction temperature Sperrschichttemperatur B max 150 5, O
Ambient temperature Umgebungstemperatur ta max -55...+125 °C
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LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
MAA325, MAA345, MAA435, MAA525

Bottom view

Ansicht von unten
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MAA325 MAAA435 MAAS525
MAA345
Qutlines @ Abmessungen 103
Characteristic data: Measured at
Charakteristische Daten: Gemessen bei
MAA325 Ay > 70 d8 Us =7V, Uzeps =21V, f= 1 kHz, Rg = 2 k@,
MAA345 R; = 470 Q
Ay > 60 dB Ug=7V, Uzep =17V, f=1MHz, Rg=2kQ
K <10 % Usg=7V, Uzess =21V, f=1kHz, Rg =2k,
R; = 470 Q
FY) <8 dB Uzis =6 V, |5 =100 uA, f = 1 kHz, Rg = 2 kQ,
Af =30 Hz....15 kHz
h217) > 30 Uz;s =1V, Is=1mA
Uz/5 sar) <02 v Ug;s=6V,Ic=10-1p
U1z sar®) <06 v Ugjz=6V, Us;s=0V,R; =470 Q
MAAA3S5 hzie1 > 40 Usra = 6 V, Is = 02 mA
h21E2 > 40 Urs =6V, I3 =02 mA
hz1E3 > 40 Ugir =35V, l2=15mA
Uge 0,55....08 v Is =02 mA, Ug;s =6 V
Us/as <07 V] I = 0,5 mA, lg = 20 mA
Uz/3s <09 v lg =02 mA, I7 =8 mA
F <8 dB Uss = 6 V, lg = 100 yA, Rg = 2 kQ, f =1 kHz,
Af = 30 Hz....15 kHz
hz:ig (T1,72,T3) 21 Uce=6V, lg =2 mA, f =100 MHz
MAA525 haie > 20 Ucg=6V,lg=2mA (T), T, Ty)
Use 05<075<08 \ Ucs =6V, lg = 200 pA (Ty, Tz, T3)
Uces <04 v lc=8 mA, Ig = 0,4 mA (Th Tz, T3)
|hzte| =1 Ucg =6V, lg=2mA, f=100 MHz (T, T, Ty)
F (Ty) =10 dB Ugi1 =6V, lg=100 uA, Rg =2kQ, f=1 kHz,

Af = 30 Hz....15 kHz

2) Of third transistor

1) Of first transistor
Des dritten Transistors

Des ersten Transistors

Maximum ratings:
Grenzdaten:

MAA325 MAA345 MAAA435 MAAS525
(T1,72,T3)

Up max 7 12 Vv Usss max 7 v Uceo max 7 v
Usys max 7 7 v Uz/3 max 7 v Ueso max 5 v
Uyz max 7 12V Us/2 max 9 v I¢ (T3) max 40 mA
Uz/40 max 20 v Us/q max 15 v lc (T2) max 20 mA
Uzys max 7 \' Us/1 max 15 v Ic (T1) max 10 mA
Usjam max 6 v Us/q max 6 v Piot3) max 300 mwW
Us/sm max 6 v Us/s max 6 v 3 max 150 °C
I max 40 mA Uz/1 max 6 v ta max =55...+125 °C
12 max 40 mA 12 max 40 mA
F max 20 mA Is max 20 mA
1] max 20 mA I3 max 20 mA
l¢ max 10 mA I max 10 mA
I3 max 5 mA 14 max 10 mA
ls max 10 mA Ptord) max 300 mwW
Proc®) max 300 mW ;i max 150 °C
B max 150 °C ta max =55...4125 °C
tta max ~55...+125 °C
3) 82 < 45°C



DUAL LINEAR INTEGRATED CIRCUITS .
LINEARE INTEGRIERTE DOPPEL-SCHALTKREISE

MBA225, MBA245

Qutlines ® Abmessungen 103

Type Measured at
Typ MBA225 MBA245 Gemessen bei
Characteristic data: Ay > 60 > 60 dB Up=7V,Uzey=1V,f=1kHz, Rz = 470 2
Kenndaten: Au > 50 > 50 dB Ug=7V,Uzeym 1V, f=1MHz, Rz =470 0
Aur-Aulr <5 <5 dB Up=7V,f=1kHz, Rz = 470 Q
Ri >3 >3 kQ Usg=7V,f=1kHz, Rz =470 2
K <15 < 1,5 o Usg=7V,Uzgy=21V,.f=1kHz, Rz =470 2
Uv(Uz:Ay) <5 <5 uv Us=45V,Rz=4700, f = 40 Hz... 15 kHz
Us;s0 <6 <6 v
U360 <6 <6 v
MBA225 MBA245
Maximum ratings: Ug max 7 12 Vv
Grenzdaten: Uz/30 max 7 12 \
Ugyso max 7 12 v
{ max 50 mA
P (#5 < 45°C) max 300 mW
# max 150 °C
Rtkja max 330 Kiw
ta max ~55...+125 °C

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS -

MBA125, MBA145

DIFFERENTIAL AMPLIFIERS
LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE - DIFFERENTIAL-VERSTARKER

e MeAi2s  MBAISS Moo,
Characteristic data: Kenndaten:

Differential voltage gain Differenticl-Spannungsverstérkung Ava > 50

Output amplitude Ausgangs-Spitzenspannung Uon 35 v

Input ditferential voltage Eingangsspannungs-Unsymmetrie Uro <4 mV

Input differential current Eingangsstrom-Unsymmetrie lio <2 #A

Input quiet current Eingangs-Null-Strom rp < 50 uA Up = 4+ 7V
Coefficient of adding signal suppression Gleichtaktunterdriickung CMR =~ 60 dB

Input resistance Eingongswiderstand R; 25>1 ka

Output resistance Ausgangswiderstand Ro 23<4 k@

Band width Bandbreite BW 0,001...5000 kHz

MBA125 MBA145

Outlines e Abmessungen 103

Maximum ratings: Ug max
Grenzwerte: Uip max
Uzyg maox
Uzy4 max
Us;3 max
133 mox
Prot max
i max
ta max

HH
NNNs N

+12
T4
12
12
12
20 -
300
150
..... +125

<<<<<

mA
mW
il &4
°C




LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
COMPENSATED DIFFERENTIAL AMPLIFIERS

MA3000

LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
KOMPENSIERTE DIFFERENTIAL-VERSTARKER

Maximum ratings:

WS oo

Grenzwerte:

Uce max 10 Vv
Uge max —10 v
uU; max +2 V)
U; max +2 V2)
Pioe max 300 mW
ity max =55...+125 i
itstg max —65 ... 200 °C

. Unsymmetrical input
. Symmetrical input

Lead 4,5 not connected

. Asymmetrischer Eingang
. Symmetrischer Eingang

Ausfiihrung Nr. 4,5 nicht
angeschlossen.

Outlines » Abmessungen |08

Characteristic data:

Kenndaten:

Measured at:
Gemessen bei:

Uec=6V, Ugr =-6V

input offset voltage Eingangsspannung-Unsymmetrie Ujg 1.4 <5 mV
input offset current Eingangsstrom-Unsymmetrie I 1,2 <10 uA
Input bias current Eingangs-Null-Strom lig 23 < 36 uA
Quiescent operating voltage Batriebs-Null-Spannung Us, Uro?) 2,6 1532 "
Davice dissipation Verlustleistung Piot 3) 25 ...60 mwW
Diff. voltage gain at Diff. Spannungsverstérkung bel

unsymmetrical output asymmetrischen Ausgang Aua 32 > 28 dB (f =1 kHz)

symmetrical output symmetrischen Ausgang Aud 37 >33 dB (f =1 kHz)
Output voltage swing maximum Ausgangs-Spitzenspannung max. Uo m/u 6,4 >5 v (f =1 kHz)
Bandwidth at -3 dB point Bandbreite fiir -3 dB BwW 650 > 600 kHz
Common-mode rejection ratio  Gleichphasiges Signalunter-

driickungs-Verhdltnis CMR 98 > 70 dB (f =1 kHz)

Input impedance at unsym. Eingangs-Impedanz bei

input asymmetrischen Eingang Zr 195 > 70 kQ (f =1 kH»)
Output impedance at unsym. Ausgangs-Impedanz bei

output asymetrischen Ausgang Zo 55...10,5 k@ (f =1 kHz)
Total harmonic distortion Verzerrung K 0,2 <5 % (f =1 kHz)
AGC range (maximum voltage AGC-Bereich (max. Spannungs-

gain to complete cutoff) verstérkung fir die totale

Sperrung) AGC o0 > 80 dB (F=1 kHz)




LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
R. F. AMPLIFIER 0 TO 120 MHz

LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
HF-VERSTARKER 0 BIS 120 MHz

MA3005
MA3006

Maximum ratings: e Grenzwerte:

Uce
Use
urm
U;?)
P.I'Of

Vs1g

Regime A:

max
max
max
maox
max
max
max

+12
—12

+35
~25...435

300
—55...4125
-65 ...+155

Leads 4 and 5 unconnected with lead 8
Lead 4 connected to lead 8

Lead 5 connected to lead 8

Leads 4 and 5 connected to lead 8

Ausfihrungen 4 und 5 sind nicht verbunden mit Ausfiihrung 8
B: Ausfiihrung 4 ist verbunden mit Ausfiihrung 8
C: Ausfithrung 5 ist verbunden mit Ausfiihrung 8
D: Ausfithrungen 4 und 5 sind verbunden mit Ausfiihrung 8.

) Unsymmetrical input — unsymmetrischer Eingang
2) Symmetrical input — symmetrischer Eingang

QOutlines @ Abmessungen IO9

Characteristic data:
Charakteristische Daten:

Measured at:
Gemessen bei:
Ueec = +6 V,Ugs = -6V

MA3005
MA3006

Uro
Uio
lig
lio

ho I
100 I
100 I
ho I
Ice, les

lce, leg
lce, lek

7.8

<11
< 42
<21

055...1,7
0,23...08
1.5....46
0,75...2,5

12....39
12....44
11404, 39

> 15
> 13
<95
> 60
0...120

mV
mV
sA
uA
mA

mA
mA

mA
mA
mA

dB
dB
dB
dB

MHz

Mode A
Mode B
Mode C
Mode D

Regime A
Regime B
Regime C
Regime D

Mode A, #; = + 25°C — Regime A
Mode A, #; = — 55°C — Regime A
Mode A, #z + —125°C — Regime A

(f = 100 MHz) Mode D — Regime D
(f = 100 MHz) Mode D — Regime D
(f = 100 MHz) Mode D — Regime D
(f = 1,75 MHz) Mode D — Regime D

Rg 33k
+ _S ]? -0 +
— MAAZS50
Up=200V | & |  Upn=31.35V
- l §
N
MONOLITHIC INTEGRATED VOLTAGE STABILISER 33 V MAASS0
MONOLITHISCHER INTEGRIERTER SPANNUNGSSTABILISATOR 33 V
i Maximum ratings Outlines
;3 g ¢ U R AVsen b:zi lpin Grenzwerte Abmessungen
Vv Q mV mA :ﬁv R f(;: 10 10
MAA550 3va3B 12 < 25 -125... 462 5 15 150
W #. =75°C



MAAG661

MONOLITHIC INTEGRATED I. F. - F. M. AMPLIFIER
MONOLITHISCH INTEGRIERTER FM - ZF - VERSTARKER

Top view
Ansicht von oben

Maximum ratings:

Outlines e Abmessungen [0 13

o+Uec Grenzdaten:
o
Uce max +15 v
Ry Us/s max +4 v
o1 Prot max 600 mW
125 . da max - 0...470 %
1% : . !?.qrg max =539... -+ 155 °C
R
| The negative voltage can not be used on the circuit.
g B Negative Spannung darf nicht an den Schaltkreis zufithren.

CHARACTERISTIC DATA: -

KENNDATEN: #; = 25°C, Ucc = +12V

Static data: Statische Daten:
Total supply current Total Betriebsstrom lce 13 8...18 mA
Voltage on lead 2, Spannung an Ausfiihrung 2,
input of detector Detektoreingang Uz 3,7 \"
Voltage on lead 6, Spannung an Ausfiihrung 6,
input of amplifier Verstdrkereingang : Us 1,45 v
Voltage on lead 4, output Spannung an Ausfiihrung 4,
of amplifier, high level Verstérkerausgang, Grosspegel (VP 1,5 v
Voltage on lead 8, output Spannung an Ausfiihrung 8,
of amplifier, low level Verstérkerausgang, Kleinpegel Us 0,145 v
Voltage on lead 14, Spannung an Ausfiihrung 14,
A. F. output NF-Ausgang Uig ar 7,00 v
Dynamic data: |. F. Amplifier Dynamische Daten: ZF-Verstdrker f = 6,5 MHz
Voltage amplifier gain Spannungsverstarkung
(Ur = 100 xV) Ay 60 dB
input voltage for amplifier Eingangsspannung fiir
limiting Verstérker-Begrenzung
(Af = 450 kHz, fmog = 1 kHz) Uom 70 < 350 uv
Output A. F. voltage from NF Detektor-Ausgangs-
detector spannung
(Ur=10mV, Af = 450 kHz, fmea = 1 kHz) Uo ar 1000 > 500 mV
A. M, Rejection AM-Unterdriickung
(Ur =10 mV, Af = 450 kHz, fmoa = 1 kHz, mecdul. 30 %) AMR 50 > 40 dB
Output A. F. signal distortion NF-Ausgangssignal-Verzerrung
(Ur =10 mV, Af = 25 kHz, fmos = 1 kHz) K 1 o
Load resistance Belastungswiderstand Rz >2 kQ
Amplifier input resistance Verstérker-Eingangswiderstand Rr 35 kQ
Detector input resistance (lead 12) Detektor-Eingangswiderstand
(Ausfithrung 12) Rr 1z 70 kQ
Amplifier output resistance (lead 8)  Verstdrker-Ausgangswiderstand
(Ausfiihrung 8) Ros 60 Q
Detector output resistance (lead 14) Detektor-Ausgangswiderstand
(Ausfiihrung 14) Ro 14 100 Q




UNIPOLAR INTEGRATED CIRCUIT MNOS - ELECTRONIC TOUCH DRIVEN DOUBLE MASS60
CONTACT FOUR CHANNEL-SWITCH FOR TV-PROGRAM SELECTION
UNIPOLARER INTEGRIERTER SCHALTKREIS MNOS - ELEKTRONISCHER
BERUHRUNGSGESTEUERTER, VIERSTELLIGER SCHALTER FUR TV-PROGRAMMWAHL
AUSGANG
CUTPUT
w8 1 2 3 4
Maximum ratings @ Grenzwerte B | @_“—_*E _____ I_@__“_ _|ED_
Ubp +03 .40 —35 \ o ' i "II
u:n +0,3... —35 - V Sy @} I KS I KS KSs K3, ]| ®-Up
Us?2) 403 ... —20 v | } y f ].
]
:n 0...+70 . | || TT TT1T 17 } I
s1g _25...+125 C N@I é }; I@L
R ; T i e S
S—JL—{PSH S | LS| LS [s.] |
_______ . e }
Block diagram and pin connections 1_® -T@ ® @
Blockschaltung und Anschlussbelegung 9 2 3 "’
EINGANG
INPUT -
Recommended circuit for electronic touch plote + — i . _i"l‘—ig "?iT(:ka
switching of program of television receivers. 3,}1}; PK“:JWSO,H}’P}JJ o
Empfohlene Schaltung der elektronischen Sensor- ~M1~ ) ER&EEE.H@PEJH%E?E L I.EEHF;E:'«“EMNS
Taste zur Programmwch! der Fernsehempfénger. == o i ]
=1 T ] i eencf] || [
| 2 5 & ] FL 1 -
= — | — 8l—
) Serial input Sv g Serieneingang Sv L33U 1?39M255.16[?2‘2 :39%351?9?% KC148
#} Parallel inputs ond input of shifting pulses 2L ! 1 B 1l —! |— - —1
Faorclieleingénge und Eingong der Verschiebeimpulsen 33k% | —— 84 SL, r'q—‘[
%) On the pins Ps and N is not mended t t of i mdhdndndne: f :
e):crnnipvnltagsu § A AR o—lfl JM.i fD{‘ETTTAT{M._H /*Jib[:l{huf’_[j 230
An Ausfiihrungen Ps und N ist nicht die Aussenspannung «30V flany U ﬂ g /950 E ['] M i
anschliessen zu empfehien. 11213 f‘gmf’_ 6_ 748 = NV
TT1I11 [ ] CHANNEL SWITCH W

Outlines @ Abmessungen 10 13

KANALUMSCHALTER

Characteristic doto: ® Kenndaten: -Upp=22...32V, 8 =0...4+70°C
Static data: Statische Daten:
Supply currents Versorgungsstréme =lpp < 4,0 mA
Input leak current Eingangs-Ableitstrom

serial input Sv Serieneingang Sv ~Uy=28V

parallel inputs Paralleleingénge -Uy=20V

input of shift pulses Verschiebeimpulsen-

Eingong -Ur=20V -z <10 uh

Input capacity Eingangs-Kapazitat

{for all inputs) (fiir alle Eingénge)

-Ur =7V, f = 100 kHz C; < 20 pF
Non switching input voltage ?)  Eingangs-Sponnung fiir nicht

geschalteten Zustand 2) -Uie <15 v

Switching input voltage 2) Eingangs-Schaltspannung 2) Uy =70 Vv
Output leak current Ausgangs-Reststrom

-Up =28V ~lgL <50 uA
Output resistance ~ on state Ausgangs-Widerstand in

-lp = 1 mA geschalteten Zustand Row < 500 Q
Temperature coefficient Temperatur-Koeffizient

of output resistance Rop des Ausgangswiderstandes Ron

—lo = 1 mA, #a = +10... +50°C TK Rox <+10 QK
Dynamic data: Dynamische Daten: 5, = 25°C, —Upp = 28 V
Switching-on impulses width Einschalt-Impulsbreite

at parallel controll bei paralleler Betatigung

-U; =4V twp > 150 us
Frequency of shifting impulses  Frequenz der Verschiebungsimpulsen

at serial control bei Serien-Betatigung fs < 10 kHz
Shifting impulses width Verschiebungsimpulsbreite

at serial control bei Serien-Betatigung

Uy =4V tws > 50 us
Rise time and trailing edge time  Anstiegzeit und Abfallzeit '

of shifting impulses der Verschiebungsimpulsen

at serial control 1) bei Serien-Betatigung tr, tf < 200 us

1) Measured on 10%, and 90, level of maximum value of shifting impulse.
Gemessen an 109 und 90 Y, - Pegel des Verschiebungsimpuls-Wertes.

10

2) Valid for all inputs.
Giltig fir alle Eingdnge.



MAS561 UNIPOLAR INTEGRATED CIRCUIT MNOS - ELECTRONIC TOUCH DRIVEN
DOUBLE CONTACT SIX-CHANNEL-SWITCH FOR TV AND VHF RADIO-PROGRAM SELECTION

UNIPOLARER INTEGRIERTER SCHALTKREIS MNOS - ELEKTRONISCHER
BERUHRUNGSGESTEUERTER, SECHSTELLIGER SCHALTER FUR RUNDFUNK-PROGRAMMWAHL

LUSGANG
QUTPUT
s 9 1 2 3 4 5 6
@ B
Maximum ratings @ Grenzwerte D @———*}Q ——————— L@“"*"F ‘““"@——i
Uop 403 ... —35 v T ke s ] [k ] [ ] [ ] '@
Uno e 5B W | |[1|112|| | S E] (5] e
lo —10 mA f ! ‘ :
Pa 0 3 370 oC ; KOy | | KO, | | KO3 | | KOu | | KOs | | KOs !
st —25... 4125 °C -
. neh L i I, _ -
I .
sssgenles el eses] ey |
Biocl dlﬂ a +] d [ (=] EC“ L_'——“—-.—"— _'“"/_-—-_"_- __'_H"*T,_-_“- _'_-”_-" __--J
Blukschulgt;n: u:d :n::ch[uns:bet:::ng . 1® 23) 4 zlf@' -5@ 6@’
EINGANG
INPUT

Recommended circult for electronlc touch plate
switching of program of radio receivers.

Empfohlene Schaltung der elektronischen Sensor- :
Taste zur Programmwahl der Rundfunkempfinger. o—|

70V

) Paraliel inputs @ Paralleleingéings

) On the pins Ps and N is not recommended to connect
of external voltage.
An Ausfihrungen Ps und N ist nicht die Aussenspannung

B 132, Eobl
anscl zu ampl

Outlines @ Abmessungen 1014

Characteristic data: ® Kenndaten: -Upp =22...32V, 8, =0...4-70°C
Static data: Statische Daten:
Supply currents Versorgungsstréme —lop <40 mA
Input leak current Eingangs-Ableitstrom

parallel inputs Paralleleingénge

-Ur=20V ~lrc <10 .uA
Input capacity Eingangs-Kapazitat

(for all inputs) (fiir alle Eingénge)

-U; =7V, f = 100 kHz Cr <20 pF
Non switching input voltage ') Eingangs-Spannung fiir nicht

geschalteten Zustand ) -Ur <15 v

Switching input voltage 1) Eingangs-Schaltspannung 1) -Ura >70 v
Output leak current Ausgangs-Reststrom

~Up =28V =lot, <50 uh
Output resistance — on state Ausgangs-Widerstand in

-lo = 1 mA geschalteten Zustand Roy < 500 0
Temperature coefficient Temperatur-Koeffizient des

of output resistance Rosr Ausgangswiderstandes Ron

<lo =1mA, 9, = +10...450°C TK Ron <+1.0 QK
Dynamic data: Dynamische Daten: #, = 25°C, -Upp = 28 V
Switching-on impulses width Einschalt-Impulsbreite

at parallel controll bei paralleler Betatigung

Uy =4y twp > 150 us

1) Valid for all inputs e Giiltig fiir alle Eingdnge.

11



UNIPOLAR INTEGRATED CIRCUITS MNOS - ELECTRONIC TOUCH DRIVEN
DOUBLE CONTACT EIGHT-CHANNEL-SWITCH FOR TV AND VHF
RADIO-PROGRAM SELECTION

MAS562

UNIPOLARER INTEGRIERTER SCHALTKREIS MNOS - ELEKTRONISCHER
BERUHRUNGSGESTEUERTER, ACHTSTELLIGER SCHALTER FUR FS- UND
UKW-RUNDFUNK-PROGRAMMWAHL

Maximum rdtings @ Grenzwerte

Upp 1) +03... —35 Y

Ur?) . 403...-20 v 9

Uo r 403... —32 v :

lo ; -5 mA ]

da : 0...+70 °C i

Pstg ! -25 ... +125 °C }
|

1. With pih Upp is connected a serial resistor 6,8 kQ + 20% e In Ausfiihrung Upp ist ein Serienwiderstand 6,8 kQ + 209%; an-

geschlossen.

2. Valid far pins SH, SD e Giiltig fir Ausfilhrungen SH, SD.

3. On the pins F, T, A is not recommended to connect of external \'roltage. e An Ausfihrungen F, T, A ist nicht die Aussenspan-
nung anschliessen zu empfehlen.

\,

Outlines o Abmessungen 10 14 Preliminary data e Vorldufige Daten

Characteristic data:

Kenndaten

~Upp = 26...32V, g = 0...4+70°C

Supply current Stromaufnahme -Ipp <30 mA
Input leak current Eingangs-Ableitstrom

inputs SH, SD der SH-, SD-Eingdnge

Uy =20V =l < 1,0 L.
Input capacitance Eingangs-Kapazitat

inputs SH, SD der SH-, SD-Eingénge

~-U; =7V, f = 100 kHz Civ < 20 pF
Non-switching input voltage Eingangs-Spannung fiir nicht

inputs SH, SD geschalteten Zustand -Urr <15 Vv
Switching input voltage Eingangs-Schaltspannung

inputs SH, SD der SH-, SD-Eingéinge Uy =70 Vv
Output voltage of pin A Ausgangs-Spannung der

level H A-Ausflihrung, H-Zustand -Uaon > 7.0 v
Output voltage of pin A Ausgangs-Spannung der

level L A-Ausfihrung, L-Zustand -Usot <15 v
OQutput leak current Ausgangs-Reststrom

—Up = 32V =lot <50 uA
Output resistance — on state Ausgangs-Widerstand

-lo = 1 mA im geschalteten Zustand Ron < 500 Q
Temperature coefficient Temperatur-Koeffizient des

of output resistance Rox Ausgangswiderstandes Ron

~lp = 1 mA, 9% = +10.., +50°C TK Roy < +1,0 QK

12



MBAS530

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
R. G. B. MATRIX PRE-AMPLIFIER

LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
RGB-SCHALTUNG FUR PAL-FS-EMPFANGER

THREE-CHANNELS PRE-AMPLIFIER OF SIGNALS R-Y,
B-Y AND G-Y, PRE-AMPLIFIER OF SIGNAL Y.
FROM DIFFERENCE SIGNAL OF COLOURS AND
LUMINANCE PRODUCES SIGNALS R. G. B.

DREIKANAL-VORVERSTARKER FUR (R-Y)-, (B—Y)-

UND (G-Y) - SIGNAL, VORVERSTARKER FUR DAS Y-SIGNAL,
AUS DER DIFFERENZ-FARBSIGNALEN UND DES LEUCHT-
DICHTESIGNALS ERZEUGT DER SCHALTKREIS RGB-SIGNALE.

Maximum ratings e Grenzwerte

Ugsys min, Vv

Us/s max. Vv

I3, l1z, lia max. mA
10, 113, lis max. mA
Piot max. mw
Sa min.-max. —25 ... 470 °©
Bstg min.-max. =25... +125 5

Qutlines o Abmessungen 1014

yia

a
=}

e et

ZGEH

Ugp™ 235V

%zm f rC. (8

r—"?' B'!J r f ,GJ l? S
1 i i
I 1 12 41

R TR
aetibe gk
B-1H & 13 12 11 P

b MBAS30

2k7 (27 [2KF [Tk
“(R-Y)-GY)I-BY) Y

&

Chaoracteristic data

Kenndaten

da = +25°C, Upi(s16) = 12V,
Uzs = Usse = Ugre = 7.5V, Usjs = 1.5V

Colour difference input
signal
R-Y
G-Y
B-Y

Luminance input signal Y
Gain of colour channels
f=105MHz?

Ratio of gain of luminance
to colour amplifiers

D. C. output voltage

Supply current consumption

Information data:

Input resistance of colour
Input capacitance of colour

Input resistance of luminance
Input capacitance of luminance

Bandwidth of all channels (—3 dB)

Eingangs-Differenzfarbsignal

Eingangs-Leuchtdichtesignal Y
Versttirkung der Farbkandle

Verhdltnis der Verstérkung der
Farbdifferenz-Kandle zu der
des Y-Kanals

Ausgangsgleichspannung

Gesamt-Stromaufnahme

Informationsdaten:
Eingangswiderstand der Farb-
differenz-Eingéinge

Eingangskapazitét der Farb-
differenz-Eingéinge

Eingangswiderstond des Y-Kanals

Eingangskapazitét des Y-Kanals

Bandbreite von allen Kandglen
(-3 dB)

nom. min,-max
Uz/s M/M 1.4 v
Usss M/m 0,82 \
Usys MM 1,78 \
Us m/M 1.0 Vv
Gr-y = Ug/Ur-v
Gg-y = Ug/Ug-y 100 > 80
Gg-y = Up/Up-v
Gr-v/Gr 1 09...1,1
Gg-y/Gy
Gp-v/Gy
Ug 165 \'
Ug 165 Vv
Us 165 v
Lot 35 mA
Rz, R3 Rg 60 kR
CZI C3| C4 3 pF
Rs 20 k2
Cs 10 pF
BW 6 MH:z

"} Gain of colour channels is defined as the ratio of signal on collector of output transistor to signal ot the signal input on pins 2, 3 or 4.
Die Verstérkung der Farbkanéle ist als Signalverhéiltnis auf Kollektor des Ausgangstransistors zu dem Signal auf dem zugehérigen Eingang (Ausfiihrung

2, 3 oder 4).
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LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
REFERENCE COMBINATION PAL

LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
REFERENCE-SCHALTKREIS PAL

MBA540

REFERENCE SIGNAL R-Y, B—=Y SOURCE,
VOLTAGE SOURCE FOR GAIN CONTROL OF
COLOUR AMPLIFIER AND COLOUR KILLER,
OSCILATOR OF AUXILIARY COLOUR CARRIER.

REGELSPANNUNGSERZEUGUNG FUR FARBARTSIGNAL,
ERZEUGUNG VON FARBABSCHALT- UND
IDENTIFIKATIONS-SIGNAL, ,
FARBHILFSTRAGER-OSZILLATOR

Gain @ Verstirkung ACC

Level @ Pegel ACC

10
M33
22
Maximum ratings e Grenzwerte i ||". Output @ Auszang ACC
Us/is min. 10,2 v ; & 8 L
Usji6 max. 13,2 v {243MHZ
Ptot max. 630 mwW : 7 3
da min.-mox. =25 ... 470 °C = 12 :
Dtz min.-mox. =25 . .. +125 °C 182 = ,* ;
| AN |4
(. || EM33
it ' |
: |
Settiag ® Einsiellung 7, | ! .
laput @ Eiagang B'2
BURST l
i Coleur killer ® Farbobscialie-
{RY) (BY) ~(R-Y}
Relerence outputs @  Referenzausgange
Qutlines e Abmessungen 10 14

Characteristic data

Kenndaten

e = +25°C, Uz = 12V,

Ussis mym = 2,5 V (square wave voltage H/2 o

H/2-Rechteckspannung)

Usszs M/ = 1,4 V (burst signal input

e Burst-Signal)

Reference signal output voltage
R-Y (peak-to-peak value}
Colour killer output voltage
colour on
colour off

Colour killer output current
colour on
colour off

ACC output voltage of colour
amplifier
at correct phase Hf2 1)
at incorrect phase H/2 1)
Supply current consumption

Active synchronisation range ?)

Information data:

Voltage gain of oscillator
section

Voltage gain of reactance
section
(pins 13 and 14 interconnected)

Pasive synchronisation range 2)

Input resistance of oscillator
section

Input capacitance of oscillator
section

Temperature coefficient of oscillator
section

Phase difference between reference

and colour synchronisation signal
(oscillator pulling 1400 Hz)

Referenzsignal-Ausgangsspannung
R—Y (Spitze-Spitze-Wert)

Farbabschalter-Ausgangsspannung
Farbe ,Ein"
Farbe ,Aus"

Farbabschalter-Ausgangsstrom
Farbe ,Ein"
Farbe ,Aus"

Farbartsignal-Regelspannung

bei richtiger Phase H/2
bei falscher Phase H/2

Gesamt-Stromaufnahme
Aktiver Synchronisationsbereich
Informationsdaten:
Spannungsverstdrkung

des Farbhilfstrdger-Oszillators

Spannungsverstirkung der Reaktanz-
stufe
(Ausfithrungen 13 u. 14 verbunden)

Passiver Synchronisationsbereich

Eingangswiderstand der Oszillator-
stufe

Eingangskapazitét der Oszillator-
stufe

Temperaturkoeffizient der
Oszillatorstufe

Phasendifferenz zwischen Referenz-
und Phasensynchronisationssignal
(Frequenzablage +400 Hz)

Uast M/t

Uz/16
Uz/1e

i/
I7

Ugyi6
Ua/16

Gisi

Gis/z

Ris
Cis

TKose

nom.

1.5

12

38
+300

4,5

1!1
+600
52

3.7

+10

min.-max.
=1 \'
\'
< 250 mV
<10 uh
<1 mA
4...02 Vv
4...11 \
< 50 mA
Hz
Hz
k2
pF
<2 HazfK

1} For zero colour synchronisati 9

Fiir MNull-Synchronisationsfarbsignal stellt sich durch ACC-Pegel

ignal to be adjust by ACC level Ug/;s = 4 V.

Ugﬂﬁ = 4 V ein.

2} Crystal TESLA Q700. g Quarz TESLA Q700.
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MCA640

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
CHROMINANCE AMPLIFIER FOR SECAM/PAL DECODERS

LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
FARBARTKOMBINATION FUR SECAM/PAL DEKODER

CHROMINANCE AMPLIFIER PAL / SECAM

INCORPORATES A COLOUR KILLER, 7,8 kHz

FLIP-FLOP, IDENTIFICATION CIRCUIT SECAM,
SWITCHING CIRCUITS FOR BURST GATING (PAL)
AND IDENTIFICATION SIGNAL SECAM.

SYSTEM SWITCH SECAM/PAL.

FARBART-KOMBINATION PAL/SECAM,

VERSEILT FARBABSCHALTER, 7,8 kHz-FLIP-FLOP,
SECAM-IDENTIFICATION, AUSTASTSCHALTUNG FUR
FARBARTSIGNAL, AUFTASTSCHALTUNG FUR
FARBSYNCHRONISATIONSSIGNAL.

INTERNE PAL/SECAM-UMSCHALTUNG.

Maximum ratings e

Uz min.
Ujayz max.
Piot max.
ry min.-max.
g min.-max.
Outlines @ Abmessungen 10 14

-25. ..
-25 ...

Grenzwerte

Foibartsignal-Ausgang

k6

Chreminonce output @ Farbarsigral-Avigorg £42V ‘ PAL buist @  Farbsynchronsignai-Ausgang
brog ot
F'_‘ | ] Flip-llep cutput
‘Kg r‘l E ! i H/2 - Maenderspannungs-Ausgang
Ul -
1 | MzzJ I 1
10M l j
10M|10M
... & L1
ACC .
2 M1 ® 15 1% 13 122 1 1w 9
| MCAG40 *
-
Lo @B il Bl Bl B
System swich [ 2 “?ML "
stem swile == Colour killer output
Beuiebsort-Umschaltung SECAM/PAL =} -
! nlon Farbobschalter-Ausgang
| {1k& =Ml
vV [j 3"g¢ IF Field identification pulse @ VeImpulse
oW Anpiicr baonce 270 | . :
[21 Symmeliierung F* M1 Line fly-back [H} @ H-Impulse
+70 C 10M] (M1 [
4125 ¢ 680 aqing=2:1
5k6
—e{—1—0+12V
KA136 a
| 10k
Chrominance oulput 'Tnk

—

Chrominence input ® Farbartsignal-Eingang

Characteristic data

Kenndaten

g = +25°C, Ugg2 = 12V

Chrominance input signal
SECAM
PAL

Line fly-back pulses (positive)

Field identification pulses
(positive)
System switch signal

SECAM
PAL

Chrominance output signal
PAL
SECAM

Flip-flop signal
Colour killer

killed
unkilled

Supply current consumption
Colour killer threshold PAL

Information dota:
Chrominance input signal
for limiting SECAM

Automatic chrominance control
starting PAL

Regulation range PAL

Phase difference between output
colour signal PAL

Burst signal PAL
Output resistance pin 11

Input capacitance SECAM

Farbartsignalspannung

Zeilen- (H) - Riicklaufimpulse,
positiv

Bild- (V) - Identifikationsimpulse,
positiv

Betriebsart-Schaltspannung

Farbartsignalspannung

7.8 kHz-Mé&anderspannung
Farbabschaltung

»Ein"

»Aus”
Gesamt-Stromaufnahme
Farbabschaltspannung PAL

Informationsdaten:
Farbart-Eingangssignal fiir
ECAM-Begrenzung

Einsatzspannung fiir
Farbartsignal-Regelung

Regelungsbereich PAL

Phasendifferenz zwischen den
Ausgdéingen

Farbsynchronisationssignal PAL

Ausgangswiderstand
(Ausfithrung 11}

Eingangskapazitgt SECAM

Usjs a/m
Usys mym

Usrz MM
Uzj2 Mym

Ug)2
Uz

Uisiz, Ugyz mim
Ussyz, Uzgz mm

Usz/2 MM

Usyz
Ig
Us/z
Is

114
Uses2

Us ar/an

Use/z
AG

@15/1
Ussjz mm

Rityz
Cs

nom.

40
2,5

1.2
26

min.-max.
15 ...400 mV
4 .,.80 mV
4.5 0 12 \'
40 ...12 \)
0...1 v
7 ... U2 \'
425.,..575 mV
1.8 ... 23 \'
25...35 \'
< 0,5
= 10 IT!A
= U2 Vv
<10 uh
< 47 mA
~ 28 \%
< 135 mV
09...15 \
dB
170...190 °
\
2...29 k2
pF
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LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
CHROMINANCE DEMODULATOR SECAM/PAL

LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
FARBARTSIGNALE-DEMODULATOREN SECAM/PAL

MCAB50

SYNCHRONOUS DEMODULATOR FOR SECAM/PAL

CHROMINANCE SIGNALS,

INCORPORATES ADDING AND DIFFERENTIAL
MATRIX PAL, LINES SWITCH AND LIMITER

SECAM, SWITCH OF PHASE OF R-Y

COMPONENT PAL, SYSTEM SWITCH SECAM/PAL

SYNCHRON-DEMODULATOREN FUR PAL- UND SECAM-

FARBARTSIGNALE, VERSEILT PAL-MATRIX
ZUR GEWINNUNG GETRENNTER (R—Y)- UND (B-Y)-
ANTEILE DES FARBARTSIGNALS, PAL-SCHALTER

ZUR ZEILENWEISEN PHASENDREHUNG DER (R-Y)-
KOMPONENTE, SECAM PERMUTATOR UND BEGRENZER,
INTERNE PAL- / SECAM-UMSCHALTUNG

Maximum ratings

Uig/z min. 10,2
Uiq/2 max. 13,2
Piot max. 610
tq min.-max. =25 ...
g min.-max. =25 ...
Outlines e Abmessungen 10 14

e Grenzwerte

+12V Black leve! setting ® Schwornpegel-Einsteliung
w  2h i 27
B i / {:}_‘l
. Demodulated signal oulpuis @
®lgohy | ]
- lR‘Y B'Y
Amplitude selling L1 1
Amplitude-Einsteliung &'L::_i\-{{: 6.8 5.8 ﬁ?k?
LJ L}
bk? |
i Lc?
n
FLN Tua
=35 % 15 L 1B 2 M1 9
ki MCAB50 T
4 2 3 4 5 6 7 8 Block level setting
] = 1k Schworipege!-Einstellung
\" e 1k 180 ]..2’/
v Kk B
ITI.W ==1 llk - I:ﬂk ED,ZSMHZ
9 10k (B-Y}
+n - , 22k %
+125 C Undelayed signal input N
® Unverzégertes Farbartsignal 2k7 \ J A Amptiluden-Eimle-llu::
RY BY

Delayed signal input @ Vertégertes Forbartsignol

PAL reference input signals @ Referenisignole PAL

System switch @  Belriebson-Umichalung SECAM/PAL

Characteristic data Kenndaten Be = +25°C, Uz =12V
Chrominance input signal Farbartsignal-Eingangsspannung nom. min.-max.
PAL Uiz, Usyz mym 35...75 mV
SECAM Uizz, Usyz yym 150...400 mV
Reference input signal Referenzsignal-Eingangsspannung
PA Us/2, Uzjz sm 05...15 v
SECAM Usyz, Ugjz mya 0,18...15 Vv
Colour difference output signal %) Farbdifferenz-Ausgangsspannung
R~Y Uiz/z m/m 09...13 v
B-Y Usos2 mim 120007 v
Diaphotie of total circuit Ubersprech der Gesamtschaltung
Dr = 4,72 MHz, Dp = 4,04 MH:z <—40 dB
Square wave input Méanderspannung
7.8 kHz Usé/2 mjm 2.5:::35 Vv
System switch input?) Betriebsart-Schaltspannung
SECAM 0...1 Vv
PAL 7...Ung2 v
Supply currrent consumption Gesamt-Stromaufnahme l1q 36 < 46 mA
PAL matrix gain from both PAL-Mutrix-VersEtérkung
inputs to pin 13 von beiden Eingdngen U
auf Ausfiihrung 13 Gis3 =_U_I.‘ﬂ2 - 23...33
12
to pin 15 auf Ausfiihrung 15 Gis =-%I;% 26...36
Information data: Informationsdaten:
SECAM permutator output signal 3) SECAM-Permutator-Ausgangssignale  Uzsjz, Urs/z m/m 1,6...22 v
Chrominance signal on demodulator  Demodulator-Farbartsignal-
input Eingangsspannung
PAL B-Y Ugsz mm 0,22 v
PAL R-Y Uitz m/m 0,28 \Y
SECAM B-Y Usy2 m/m 15523 v
SECAM R-Y Uit/2 MM 1803 v
1) Valid for chr input signal PAL g Giltig fir Farbart-Eingongssignal PAL

U_”z; U.T;‘zflfh"l = 50 mV, SECAM Af = +280 kMHz

The clipping level (peak-to-peak) for:
Der Clippen-Pegel (Spitze-Spitze) fiir:

2y Switching signal Is applied to pin & through a resistor 2,7 k2 (+ 10 %)

(£ 10 %) angeschlossen.

3) The value 1,6 V valid at input voitoge U”_:_:. Uzjz psar = 150 mV.

16

PAL B-Y = 47V, R=Y = 3V
SECAM B-Y = 36V, R-Y = 24V

Betriebsart-Schaltsignal ist auf Ausfihrung 4 durch Serienwiderstand 2,7 kQ

Der Wert 1.6 V giiltig bei Eingangsspannung U 2, Ugjz pryay = 150 mV.



MCA660

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
CONTRAST, SATURATION AND BRIGHTNESS CONTROL CIRCUIT

LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE

HELLIGKEITS-, KONTRAST- UND SATTIGUNGS-EINSTELLKOMBINATION

CIRCUIT PERFORMING THE CONTROL FUNCTIONS
OF CONTRAST, SATURATION AND BRIGHTNESS,

G-Y¥

Quiput R-Y R-Y
REALIZES BLACK LEVEL RESTORER AND _ . Ausigang 3;';‘:“ ::::::.,
BLACKING OF LUMINANCE CHANNEL. AN INVERTER Brightness conirol @t Tr s
AMPLIFIER IS USED FOR MATRIXING THE (G-Y) SIGNAL Vo, 23k
FROM THE (R—Y) AND (B~Y) COLOUR DIFFERENCE SIGNALS. i 4k?
CONTRAST IS CONTROLLED BY THREE TRACKING ELECTRONIC *027 ! T |
POTENTIOMETERS — ONE FOR LUMINANCE, OTHER TWO FOR = Lok | .
COLOUR DIFFERENCE SIGNALS. 9 - |5 = 22M
Me8 0k b
2 b
SCHALTKREIS FUR HELLIGKEITS-, SATTIGUNGS- UND o i s O
KONTRASTEINSTELLUNG FUR DAS LEUCHTDICHTESIGNAL, Ltucl\ldicllh:gnql-iing-ng % 5 W B 12 1N 10
SCHWARZWERT-KLEMMUNG. EIN INVERTERVERSTARKER IST MCAB60 8k
BENUTZ FUR MATRIXING DES (G—Y)-SIGNALS AUS (R—Y)- Yy
UND (B—Y)-FARBARTSIGNALEN. KONTRAST IST GEREGELT l::::‘;::::‘:‘:: i T T
DURCH DREJ ELEKTRONISCHEN POTENTIOMETER — EIN DIENT il o B l Lokl =
FUR HELLIGKEITS., ZWE|I WEITERE FUR FARBARTSIGNALE. Blocklevel clamp pubie @ Y ‘
g Schworrpegel-Klemmimpuls ? :.;:‘ 0:;\:"
Blonking pulse ® Austast-Impuls M Eingang  Auigang
Maoximum rotings e Grenzwerte i | s
Uiz min, 10,2 Vv 42V 2
ILPJI:j-M gg:‘ 1636(2) xw . Contrast conlfd*ﬂl Konirast-Einstellung 2!_(2 1 . .
Hu min.-max. —25 ... 470 e +12V 2ke 18
Y.1g min.-max. =25 ... +125 C Soturation contrel @  Séttigungs- Einstellung
Outlines o Abmessungen 10 14
Characteristic data Kenndaten da = +25°C, Uza = 12V
nom. min.-max.
Luminance input current Leuchtdichte-Eingangsstrom l1s D...25 mA
Colour difference input voltage Farbart-Eingangsspannung
i Uoyg MM <0,7 \
B—Y Ussa M/ <09 v
Blanking pulse 1) Austastimpuls
blanking level Austastpegel Usya a/m -1,5...-10 v
black level Schwarzwertpegel Usya a1fu 20... 12 v
Black level clamp pulse Klemmimpuls Uz mim 1,0... 12 \)
Luminance output voltage Leuchtdichte-Ausgangsspannung
ot nominal contrast bei nominellem Kontrast Uija Mjm 20...40 Vv
Black level at nominal Schwarzpegel
brightness bei nomineller Helligkeit Uije 4,3 38...46 \"
Colour difference output signal Farbart-Ausgangsspannung
at nominal contrast and bei nominellem Kontrast
saturation und nomineller Séttigung
= Usora miu 1.4 > 1,25 v
B-Y U?f‘ MM 1,8 > 1,6 v
D. C. output level Gleichspannungspegel Uzsa mim 6,2 54...68 v
Utosa a/m 6,2 54...68 v
Contrast control voltage range for Kontrasteinstellungs-Spannungs-
50 %, contrast of luminance bereich fiir 50 %, des Kontrastes
amplifier des Leuchtdichte-Verstérkers Usys 45...50 A
Saturation control voltage range Sattigungseinsteliung-Spannungs-
for 50 %y saturation of chromi- bereich fiir 50 %y der Séttigung
nance amplifier des Farbartverstérkers Us/4 55...6,0 v
Supply current consumption Gesamt-Stromaufnahme l13 40 < 46 mA

1) At negotive pulse value =15 V...-25 V is luminance output blanking on blanking level, at positive value on block level. During the active part of
lines must be voltoge U3” >=0,75 <407 V.

Bei negativen Impulswerten —1,5...-2,5 V ist der Leuchtdichte-Ausgong ouf Austastpegel, bei positiven
Wahrend des aktiven Zeilenteiles musst die Spannung U3y >-0,75 V <+0,7 V sein.

' 1 f Sct 1

ten au

17



LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

A. F. MEDIUM POWER AMPLIFIERS 5 W WITH THERMAL SHUT-DOWN

LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE

NF-VERSTARKER MITTLERER LEISTUNG 5 W MIT THERMISCHER ABSCHALTUNG

MBAS810S
MBA810AS

Maximum ratings @ Grenzwerte

Uec M) max 5...20 v
los max 35 A
Iy max 2.5 A
Ptot

By = 70°C max 1 w

Be = 100°C max 5 w
? max +155 °C
!’s:g max =40 . .. +85 EC

) In range 16...20 V recommended limiting of power dissipa-
tion: at Ucc = 16 V full power dissipation 5 W, at Ugc = 18 V
power 2,5 W, at Ucc = 20 V power dissipation 0 W,

Im Bereich 16...20 V empfohlene reduzierte Werte des Ver-
lustleistungs: bei Ugc = 16 V unbegrenzter Verlustleistung 5 W,
bei Ucc = 18 V Verlustleistung 2,5 W, bei Ugc = 20 V Ver-
lustleistung 0 W.

Outlines e Abmessungen

MBA810S 1016
MBAB10AS 1017

Characteristic data Kenndaten nom. min, — max.
Quiescent current Ruhestrom

Ue =144V, Uy =0V lcc 9 <20 mA

Ugc=20V, Ur=0V lcc 12 < 50 mA
Qutput voltage Ausgangsspannung

Uce =6V, Rz=4Q, k=109, f=1kH:z Uo 1.9 - Vv

Uc =9V, Rz=40Q, k= 10:(.,, f=1kHz Uo 30 > 26 v

Ucc = 144V, Rz =4Q, k=109, f = 1kHz Uo 4,7 > 4,2 v

Ucc =16V, Rz=4Q, k=10%, f=1kHz Uo 53 - Vv
Input voltage Eingangsspannung

Uoc =144V, Rz =4Q, Upg =4V, f=1kHz U; 50 40 ... 100 mV
Total distortion Klirrfaktor

Upc =144V, Ug =31V, Rz =40Q, f =1kH: k 0.7 <2 %

Upc = 144V, Upg =05V, Rz =40 k Q.7 — %
Input resistance Eingangswiderstand

Uge = 144V, Upg =2V, Rz =40, f =1kH: Rs 85 >~ 80 kQ
Total supply current Gesamtstromaufnahme

Uee = 144V, Up =4V, Rz =4Q, f =1kHz lee 500 < 550 mA
Input current Eingangsstrom

Uec = 144V, Rz =4Q, U =0V Iy 1,0 - uA
Noise output voltage Ausgangsrauschspannung

Uc =144V, Rz=4Q, Uy =0V - Uon 4,0 - mV
Band width Bandbreite

Ucc = 144V, Ug =2V, Rz = 4 Q, Uy = konst BW 50 ... 15000 - Hz
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MDA2010
MDA2020

- INTEGRATED A. F. POWER AMPLIFIERS 18 W, 25 W
WITH INTERNAL THERMAL, POWER AND CURRENT SHUT-DOWN

INTEGRIERTE NF-LEISTUNGSVERSTARKER 18 W, 25 W
MIT INTERNER THERMISCHER, LEISTUNGS- UND STROMUBERLASTUNGS-ABSCHALTUNG

Moximum ratings @ Grenzwerte

Uce
MDA2010 max, +5...+18 Vv
MDA2020 max. +5.. . 122 \
lom max. 35 A
Pior (3 = +75°C)
MDA2010 max. 18 w
MDA2020 mox. 25 w
#; min, - max. —40 ... 4150 °C
Dstg min.—mox. —40... +150 C
Renje max. 3 K/wW
%
7] wgEye | ' g e _§
1 I f H 1
] = f
I ™ _<1_ ALY K19 ] _L_ E
I i f q L | —| 1B j !
i ;'L: 133 CRell [IRs & * H’-Z‘,&é,ew “*ﬁq‘k ™ |
A R )i U Ry 22 123 | W i )
| T12 —+ - W =  |Pap
1 . T ‘T_Bgr T --2t\i__'_"',f-r ’ !
Ly RETNANI I R iPm oS ~gt
i | | Rope—= 2
1 "—'":'_1’"'_-‘32' : ﬂ *..-TF 18 1124 [ l L—_'- - —4 1
P de Tl 54+ 16 'ﬁ ] ety L T :
flxp U1 Ligd™ H proudouét P 5
LT | g B
i i -?‘3 | [ [IRu ERQ ?pa = TR o
BB . |
Lo - 12 9
Outlines @ Abmessungen 10 12
Characteristic data: Kenndaten: MDA2010 MDA2020
Quiﬁscent :;'t;rrent Ruhestrom ' n:srn. min. an&wax. nom. min. — max, "
cc = 18V ce < = m
Uec = +22V Ice - 60 <140 mA
Input quiescent current Eingangsruhestrom
of non-inverted input des nichtinv. Eingangs
Uge = +17V Iig 0,15 0,15 vA
Qutput offset voltage Ausgangsspannung-
Ugc = +17V Unsymmetrie Ugo 10 <100 10 <100 mV
Noise output voltage Ausgangsrauschspannung
Uge = £17V, B (-3 dB) = 10 Hz...20 kHz Uy 1,5 <5 1,5 <5 mY
Output power Ausgangsleistung
k=19, f =50Hz...15 kHz
Uee = £ 5V, & s 70°C Po 1.2 1,2 w
Uge = +14V, d s 70°C Po 12 >10 — W
Uec = £17 V, 3 = 70°C Po - 18,5 >15 w
Input voltage Eingangsspannung
Ucc = +14V, Po = 10 W, f = 1 kHz U; 220 - mV
Uge = +17V, Po = 15W, f = 1 kHz Ur - 260 mV
Total harmonic distortion Klirrfaktor
Uge = +14V, Po = 150 mW...10 W, f = 1 kHz k 02 <1 — %
Ucc = £17V, Po = 150 mW...15W, f = 1 kHz k - 0,2 <1 %
Band width Bandbreite
Uee = 14V, Po =6 W f 30...100k - Hz
Uee = 17V, Po = 6 W f o 30...100k Hz
Input resistance Eingangswiderstand
Uec = +14V, Po = 6 W, f = 1 kHz Rr o8 >80 - kQ
Ugec = £17V, Po = 6 W, f = 1kHz Ry o8 >80 kQ
Voltage gain Spannungsverstdrkung
Uec = 14V, Po =6 W, f =1 kHz Ay 30 29,5...30,5 - dB
Uec = 17V, Po = 6 W, f = 1kHz Ay 30 29,5...305 dB
Open loop voltage gain Leerlaufspannungsverstarkung
Ugc =+ 14V, f = 1kHz, f = 25 Hz Ay 100 — dB
Ueec = £ 17V, f =1kHz, f = 25 Hz Ay - 100 dB
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LINEAR INTEGRATED CIRCUITS -

OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH

LINEARE SCHALTKREISE - OPERATIONSVERSTARKER

HIGH GAIN

MAA501
MAA502
MAA504

Maximum ratings:
Grenzwerte:

Suply voltage

Betriebsspannung Ug max +18 '
Differential input voltage
Differential-Eingangsspannung Uip max +5 Vv
Input voltage
Eingangsspannung Ur max +10 Vv
Total power dissipation
Gesamtverlustleistung
MAA501, MAA502, P max 300 mw
MAAS504 P max 2350 mW
Output short-circuit of short duration
Ausgangskurzschlussdauer t max 5 s
Case temperature
Gehdusetemperatur
MAA501, MAA502, Be max 125 °C
MAAS504 de max 70 o
Operating temperature
Betriebstemperatur
MAA501, MAA502, b max -55..4+125 °C
MAA504 da max 0...+70 °C
Dissipation drop
Erniedrigung der Belastbarkeit MAA501, MAA502 55 mW/K
MAAS504 56 mW/K
Qutlines @ Abmessungen 104
Characteristic data: — Kenndaten: MAA501 MAA502 Measnt
Valid at — (unless otherwise noted) —55°C = % = + 125°C Ug =+ 15V
Giltig bei — (wenn nicht anders angegeben) +9Vs=sUg=s 4+ 15V % = 25°C
Input offset voltage
Eingangsspannung-Unsymmetrie
Rs 2 10 kQ Uio <6 <3 — mV
Rs =10k2, + 9V =Ug=s + 15V Uro - - 2<75 mV
Average temperature coefficient of input offset
voltage
Mittl. Temperaturkoeffizient der Eingangsspannungs-
Unsymetrie
Rs = 10 kQ au Ic 6 - — p'\”K
R = 50 @ au 1o 3 — — uV/K
Rs = 50 Q, # = +25...+125°C ay 1o — 1.8 < 10 —_ uViK
Rs = 50 Q, #g = —55...4 25°C au 10 - 1,8 < 10 - uVIK
Rs = 10kQ, 82 = +25... +125°C QU o — 2 <15 - aViK
Rs = 10kQ, 8 = —55...+ 25°C QU 1o - 48 < 25 - uVIK
Large-signal voltage gain
Leerlauf-Spannungsverstérkung
Ug=4+15V, Rzz2kQ, Up =+ 10V Ay 25000.. — s
70 000
Ug=+15V, Rzz2kQ, Up = 4+ 10V Ay - 25 000 -
70 000
Up =4+ 10V, Rz = 2kQ Ay - - 45 000
> 15000
Output voltage swing
Ausgangs-Spitzenspannung
Ug = 4+ 15V, Rz 2 10kQ Uopp max +14 > +12 +14 > +12 +14 > +12 v
Ug = £ 15V, Rz 2 2kQ UopP max +13 > +10 +13 > +10 +13 > +10 V'
Input voltage range
Eingangs-Spannungsbereich
Ug =+ 15V U; +10 = +8 > +8 +10 > +8 Vv
Common mode rejection ratio
Gleichtaktunterdriickung
Rs = 10 k@ CMR 9% >~ 70 110 > 80 90 > 65 dB
Suply voltage rejection ratio
Empfindlichkeit an Betriebsspannungsdnderung
Rs = 10 kQ Eus 25 < 150 40 < 100 25 < 200 aviv
Input offset current
Eingangsstrom-Unsymmetrie lio = — 100 < 500 nA
fe = +125°C lio 20 < 200 35 < 50 — nA
82 = —55 °C lio 100 < 500 40 < 250 — nA
Output resistance
Ausgangswiderstand Ro — — 150 Q
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Characteristic data:

— Kenndaten:

MAA502

Valid at — (unless otherwise noted)
Giiltig bei — (wenn nicht anders angegeben)

— 125°C
+ 15V

oia NA

Average temperature coefficient of input offset
current

Mittl. Temperaturkoeffizient der Eingangsstrom-
Unsymmetrie
Ba +25...+125°C
a =55...425 °C

Input bias current
Eingangs-Null-Strom
Pa —55°C
Input resistance
Eingangswiderstand
ta ~—~55°C
Supply current
Betriebsstrom
#a = +4125°C, Ug
Pa —55 °C, Us

Power consumption
Leistungsverbrauch
+125°C, Usp
—~55 °C, Up

([l
v
<<

B

89—

#a

[/
wvin
<<

Hy

@] Ig
o] 10

18
lrp

R;
R;

L Bavie-)

05 < 15

100 > 40

nA/K
nA/K

03 < 1,5 A

kQ

250 > 50
- kQ

mA
mA

mW
63 < 90

81 < 135 mW

MAA501, MAA502, MAA504

Bottom view
Ansicht von unten

Connection diagram

MAA503

Top view
Ansicht von

oben

Schaltung

1. Input freq y comp tion Eingangsfrequenzkompensation 3
2. lInverting input Invertierend Eingang 4
3. Nen-inverting input Nicht invertierend Eingang 5
4, “UB _UB ]
5. OQutput frequency compensation Ausgangsfrequ komy ion 9
6. Output Ausgang 10
7. +Ug +Ug 1
8. Input frequency compensation Eing freq kompensation 12
OPERATIONAL AMPLIFIER IN DIL-CASE
OPERATIONSVERSTARKER IN DIL-GEHAUSE
MAA503
Maximum ratings: — Grenzwerte:
Supply voltage T7 i i
Betriebsspannung Us mox +18 v | MR | !
Differential input voltage i TQC"“
Differential-Eingangsspannung Ump max +5 A Jl |
L I
Input voltage I i 1T
Eingangsspannung U; maox +10 Vv '[
Total power dissipation : : |
Gesamtverlustleistung P max 250 mW L 4.1
Qutput short-circuit of short duration [ ot :
Ausgangskurzschlussdauer t max 5 s ' : LY
Case temperature 4 . - ]
Gehd&usetemperatur de max +70 e it |<“ . 1 :
Operating temperature - E
Betriebstemperatur Da max 0...+70 °C ! MR | |
Storage temperature dndana R | |
Lagerungstemperatur Dstg max -—65...+150 °C e i Ry | 1
Dissipation drop ? { Isj i
Erniedrigung der Belastbarkeit 56 mW/K ! . :
(92 = +70°C) ! R

Outlines e Abmessungen 1013

Characteristic dota: see MAA504

Kenndaten: siehe MAA504
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LINEAR INTEGRATED CIRCUITS MAA725 MAA725H

INSTRUMENTATION OPERATIONAL AMPLIFIERS MAA725B MAA725J
LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE MAA725C MAA725K
INSTRUMENTEN OPERATIONSVERSTARKER
Maximum ratings: Grenzwerte:
Supply voltage Betriebsspannung

MAA725, MAA725 B, MAA725C Us max $£3euid=22 Vv

MAA725 H, MAA725 J, MAA725K Ug max +3.: 0 +15 \Y
Differential input voltage 1) Differential-Eingangsspannung 1) Usp max MAA725,B,C +22 "

MAA725H, J, K +15 Vv
Input voltage 2) Eingangsspannung 2) Uip max MAA725,B,C 420 v
MAA725H, J, K +13 v
Voltage between leads Spannung zwischen Aus- U n
4 17 max +0,5 v

1and 7 or 8 and 7 fihrungen 1 und 7 oder 8 und 7 gz Kt 05 v
Total power dissipation Gesamtverlustleistung

{l’g < 75 OC) Pm; max 500 mw
Operation temperature Betriebstemperatur

MAA725, MAA725 H Ba max =B s +125 @

MAA725 B, MAA725 | ta max —20..... +85 C

MAA725 C, MAA725 K ta max Qs +70 “C
Storage temperature Lagerungstemperatur dsig max =65 via +150 C

1) Valid for impulses of 5 ms duration and with duty cycle 10 %,. At D. C. operation must be decreased this value on +5V.

%)

Giiltig fir Impulsen mit Impulslénge 5 ms und Tastverhéltnis 10%,. Bei Gleichstrombetrieb musst dieser Wert an 45V verkleinert sein.

For supply voltage less than +22 V is maximum value of input voltage (absolute) lower (for Up = =+16 V valid Uy = +15 V,
forUs = +5V valid Uy = +4 V).

Fiir Betriebsspannung kleinere als +22 V ist das (absolutes) Wert der Eingangsspannungen niedrigere (fiir Ug = +16 V gilt
U= 15V, fir Ug = 45 V gilt Uy = +4 V.

y 3 MAA725 MAA725 B MAA725 C
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: MAA725 H MAA725 ) MAA725 K
Valid at #; = 25°C MAA725, B, C Usg +15 +15 +15 v
Giiltig bei MAA725H, J, K Usg +12 +12 +12 v
Input offset voltage Eingangsspannung-Unsymmetrie
Rs = 10k2 4% Uso 05 <1 05 <15 07 <25 mVY
Input offset current Eingangsstrom-Unsymmetrie lio 2 <20 32 <20 65 <35 nA
Input bias current Eingangs-Null-Strom lis 53 <100 68 <100 80 <125 nA
Input noise voltage Eingangs-Rauschspannung
(R. M, S. value) (effektive)
Af =10 HZ...15 kHZ. Rs = 10 k2 U,{ri ef 1 1 1 yV
Input resistance Eingangswiderstand
f =1kHz R; 1.5 1.5 1.5 MQ
Input voltage range Eingangs-Spannungsbereich
MAA725, B, C Ur +—14 > +135 +14> +13,5 +14> 4+135 V
MAA725H, J, K U; +11 > -+105 +11 > +10,5 +11>+105 V
Large signal voltage gain Leerlauf-Spannungsverstérkung _
Rz z2kQ,Ug = +10V MAA725, B, C Ay 3.106 > 1.106 3.106 >~ 0,5.106  3.10% > 2,5.10°
MAA725H, J, K A« 3.100 = 1.106 2,4.100 = 0,5.100 2.106 > 2,5.105
Common mode rejection ratio  Gleichtaktunterdriickung
Rs = 10 k2 CMR 120 = 110 120 = 100 120 > 94 dB
Supply voltage rejection ratio  Empfindlichkeit (Uzo) an
on Urg) Betriebsspannungsénderung
Rs = 10 k@ MAA725, B, C Euvs 4 < 10 4 < 10 9 < 35 uviv
MAA725H, J, K Eus 4 < 10 6 < 10 9 < 35 uViv
Output voltage swing Ausgangs-Spitzenspannung
Rs = 10 k@ MAA725, B, C Uopp msx T—13,5> +12 +13,5> +12 +135> 412 V
Rs 2 10 kg MM725 H, J. K UOPP max i10,5> ig i10,5 > tg i10.5 > ig v
Rs = 2 k-Q MAA?ES, B. C UOPP max i13,5> i‘10 i13{5 - :t10 i13.5 > i‘10 V
Rs 2 2 k2 MAA725H, J, K Uopp max +105> +7 +10,5> +7 +105> 47 V
Qutput resistance Ausgangswiderstand
f=1kHz Ro 150 150 150 Q
Power consumption Leistungsverbrauch :
MAA725, B, C P 85 < 105 90 < 120 95 < 150 mW
MAA725 H, J,K P 55 <75 60 < 90 60 < 120 mW

Y
22

Without external compensation; Rs — source resistance. e Ohne &ussere Kompensation; Rs — Quellewiderstand.



MAA725 MAA725H
MAA725B MAA725J
MAA725C MAA725K

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
INSTRUMENTATION OPERATIONAL AMPLIFIERS

LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
INSTRUMENTEN OPERATIONSVERSTARKER

3

oy
Base g

Bottom view

Ansicht von unten

1. Offset null Eingangsspannung-Unsymmetrie-
Kompensation
2. Inverting Input Invertierend Eingang
2, Moen-inverting Input Nicht Invertierend Eingang
4, _UB _UB
5. Frequency comp ion Freq komp jon
€. Output Ausgang
7. +Ug +Ug
8. Offset null Eingangssp g-Unsy le-
Kempensation
Outlines e Abmessungen 105
. : MAA725 MAA725 B MAA725 C
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: MAA725 H MAA725 J MAA725 K
Valid at Giltig bei
-55 = %, = +125°C MAA725, H MAA725, B, C Ug 4+ 15 + 15 + 15 \"
-20 = #; = +85 °C MAA725 B, J MAA725H, J, K Up + 12 + 12 + 12 Vv
0=ds=+70 °C MAA725 C, K
Input offset volta? Eingangsspannung-Unsymmetrie
Rs = 10 kQ3) Uso <15 <25 <35 mV
Input offset voltage drift Temperaturkoeffizient der
Eingangsspannung-Unsymmetrie
Rs = 50 29%) ay 1o 1,2<5 2<10 4 uV/K
Rs = 50 2°6) ay 10 0,6 0,6 0.6 uV/K
Input offset current Eingangsstrom-Unsymmetrie
#a = +125°C lio 1,2<20 —_ — nA
g = +85°C lro - 22<20 - nA
e = +70°C lio - 5< 35 nA
9 = —55°C lio 7,5 < 40 - - nA
g = —20°C 1o — 7.5 < 40 — nA
%, = 0°C lio —_ — 9,5 <50 nA
Input offset current drift Temperaturkoeffizient der
Eingangsstrom-Unsymmetrie &1 10 42 < 150 < 300 90 pA/K
Input bias current Eingangs-Null-5trom
da = +125°C I1B 45 < 100 - - nA
Yq = +85°C ;8 — < 100 — nA
fa = +70°C 1B — - = 125 nA
3a = —55°C IiB 90 < 200 - - nA
s = —20°C IiB - < 200 nA
1z = 0°C I1e — — < 250 nA
Large signal voltage gain Leerlauf-Spannungsverstérkung
RZ g2 Q. ‘Ba = +125°C Au > 1.106 — =
Rz 22 k@, #; = +85°C Ay — > 5.105 -
Rz 22 k&, #g = +70°C Ay - > 125.103
Rz z2 kQ, #; = —55°C Ay > 2,5.10% - —
Rz 22 k@, % = —20°C Ay > 2,5.10° —
Rz 22 kQ, 8, = 0°C Ay = — > 125,103
Common mode rejection rotio  Gleichtaktunterdriickung
Rs = 10 k2 CMR > 100 > 100 115 dB
Supply voltage rejection Empfindlichkeit (U;o)} an
n Uso Betriebsspannungsénderung
Rs = 10 k2 Eus <20 < 20 20 aviv
Output voltage swing Ausgangs-Spitzenspannung
Rz z 2 kf2 MAA725, B, C UopP max > +10 > 410 > +10 \")
Rz 2 2 k2 MAA725H, J, K UopP max > +7 > k7 > +7 Vv

) Without external adjusting e Ohne Gussere Einstellung.

¢) With external adjusting.

e Mit Gussere Einstellung.
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LINEAR INTEGRATED CIRCUITS MAA741 MAA748
OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTED OUTPUT MAA741C MAA748C

LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
OPERATIONSVERSTARKER MIT KURZSCHLUSSFESTEM AUSGANG

Maximum ratings ® Grenzwerte MAA741 MAA741C
MAAT748 MAA748C

Supply voltage Betriebsspannung Uce +3... 122 +3...118 V')
Differential input voltage Differential-Eingangsspannung Urp +30 +30 v
Input voltage 1) Eingangsspannung 1) Uy +15 +15 v
Voltage between leads Spannung zwischen Ausfliihrungen

(only MAA741, MAA741C) (nur MAA741, MAA741C)

No. 1 and 4 Nr. 1 und 4 Uiya +0.5 +0.5 v

No. 5 and 4 Nr. 5 und 4 Us/a +0,5 +0,5 \'
Total power dissipation Gesamtverlustleistung Ptot 500 500 mW
Operation temperature Betriebstemperatur da =55 ... +125 0...+70 %
Storage temperature Lagerungstemperatur Dstg ~65 ... 4155 —65 ... +155 °C

1) For supply voltage less than 415 V, maximum input voltage can be equal as magnitude of the supply voltage.
Fiir Speisespannung niedrigere als 415 V maximale Eingangsspannung kann gleich wie Betriebsspannungs-Wert sein.

2) Qutput short-circuit (towards ground or power supply) is not timing limited, at MAA741, MAA748 for 9 < 125°C, at MAA741C,
MAA748C for §; = 70°C.

Ausgangs-Kurzschluss (gegen Erde oder gegen Betriebsspannung) ist nicht zeitgeméss begrenzt, bei MAA741, MAAT48 fiir
#: = 125°C, bei MAA741C, MAA748C fiir 3, = 70°C.

e Cc=0 MAA741 MAA741C
Characteristic data ® Kenndaten Ce = 30 pF MAA748 MAA748C
Valid at  Uec = 415 V (unless otherwise noted) _ & u
Giiltig bei (wenn nicht anders angegeben) P = +25°C da = +25°C
Input offset voltage Eingangsspannung-Unsymmetrie
R: = 10 kQ MAA741 Ure 1.5 <5 2 <6 mV
MAA748 Uro 1.5 <5 2 <6 - mV
lnput offset current Eingangsstrom-Unsymmetrie lro 10 < 200 10 < 200 nA
Input quiescent current Eingangsruhestrom Irs 80 < 500 80 < 500 nA
Input resistance Eingangswiderstand Rise 3 > 0.3 3 >0,3 MQ
Large-signal voltage gain Leerlauf-Spannungsverstérkung
Rz z22kQ, Up = F10V MAA741 Ay 150000 > 50000 130000 > 20000
Rz 22kQ, Up = +10V MAA748 Ay 130000 > 50000 120000 > 20000
Supply current Betriebsstrom lec 1,3 <28 1.3 <28 mA
Power consumption Leistungsverbrauch P 40 < 85 40 < 85 mW
Output voltage swing Ausgangs-Spitzenspannung
Ucc = 22V, Rz z2kQ Uoep max +20 >=+17 — - v
Ucc = 18V, Rz 22 kQ Uorp max — +16 >+13 v
Data for Information ® Kenndaten fiir Information:
Output short-circuit current Ausgangs-Kurzschluss-Strom los +25 +25 mA
Output resistance Ausgangs-Widerstand
f=1kHz Ro 60 60 Q
Input capacitance Eingangs-Kapazitét Cr 28 2,8 pF
Offset voltage adjustment range Spannungsunsymmetrie-
Ausgleichung MAA741 +13 +13 mV
MAA748 +20 +20 mV
Rise time Anstiegszeit
Ur =20mV, Rz = 2 kQ,
Cz = 100 pF, Ay = 1 MAA741 tr 0,35 0,35 us
Cc = 35pF, Au = 10 MAA748 tr 0.2 02 us
Overshot Uberschwingung
Ur=20mV, A, = 1, Rz = 2kQ,Cz = 100 pF  MAA748 2 2 L
Slew rate Flankensteilheit
Ay = 1, Rz z22kQ MAA741 L] 0,5 0.5 V/us
Ay = 1, Cc = 30 pF MAA748 S 0.5 0,5 V/us
A, = 10, Cc = 3,5 pF MAA748 S 6,0 6.0 Vlus
Average temperature coefficient Mittlerer Temperaturkoetfizient
of input offset voltage ) der Eingangsspannungs-
- Unsymmetrie 1) MAA741 U 10 10 uVIK
MAA748 «ulo 5 5 uVK
Average temperature coefficient Mittlerer Temperaturkoeffizient
of input offset current 1) der Eingangsstrom- :
Unsymmetrie 1) MAAT741 wrio 160 160 pA/K
MAA748 arro 80 80 pA/K

1) Valid in operating temperature range ® Giiltig in Betriebste mperaturbereich.
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MAA741

MAA748
MAA741C MAA748C

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTED OUTPUT

LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
OPERATIONSVERSTARKER MIT KURZSCHLUSSFESTEM AUSGANG

MAA741, MAA741C
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'MAA748, MAA748C

Lose connection diagram — bottom view ® Sockelschaltung — Ansicht von unten:

. Oftset null
. Inverting input

Eingangskempensation
Invertierender Eingang

1. Offset null
Frequency compensation

Eingongskompensation,
Frequenzkompensation

1
‘J, Non inverting input Nicht invertierender Eingang 2. lInverting input invertierender Eingang
4. ~Uce -Uer 3. Non inverting input Nicht invertierender Eingang
5. Offset null Eingangskompensation 4 -Uge =Upp
3. Qutput Ausgang 5. Oﬂset null Eingangskompensation
7. +Uee +Upp 6. Output Ausgong
B. Not connected Nicht verbunden 7. +Uee +Uece
8. Frequency compensation Frequenzkompensation
Outlines e Abmessungen 106
R Cc =0 MAA741 MAA741 C
°
Characteristic data Kenndaten Ce = 30 pF MAA748 MAA748 C
Valid at  Ugc = 215 V (unless otherwise noted 5 5 &
Giiltig bei (wenn nicht anders angegeben) =35°C 5 92 = +125°C 0°C = a5 +70°C
input offset voltage Eingangsspannung-Unsymmetrie
Rs = 10 kQ MAA721 Uso 2,0 <6 <75 mY
MAA748 Uio 1,8 <6 <75 mV
Input offset current Eingangsstrom-Unsymmetrie l1o — < 300 nA
Ya = +125°C lio 5 < 200 — nA
g = — 55°C lro 20 < 500 — nA
Input quiescent current Eingangsruhestrom i - < 800 nA
#a = +125°C Iip 50 < 500 o nA
8, = — 55°C Iis 150 < 1500 — nA
Input voltage range Eingangsspannungsbereich u; +13 > 412 +13 > +12 \
Common mode rejection ratio Gleichtaktunterdriickung
Rs = 10 k2 MAA741 CMR 90 > 70 — dB
MAA748 CMR 90 >70 9 =70 dB
Supply voltage rejection Empfindlichkeit (Uo) an
n Uro) Betriebssponnungsénderung
Rs = 10 kQ MAA741 SVR 30 < 150 — uVIV
MAA748 SVR 30 < 150 30 <150 uVv/v
Large-signal voltage gain Leerlauf-Spannungsverstérkung
Rz 22kQ, Up = 10V Ay > 25000 > 15000
Output voltage swing Ausgangs-Spitzenspannung
Rz = 10 kQ Uopp max +14 > +12 +14 > +120) V
Rz 22 k@ Uorp max +13 > +10 +13 > =10 ")
Supply current Betriebsstrom MAA748C  Icc — 1,3 <33 mA
#a = +125°C lec 1.2 <25 —_ mA
$a = — 55°C lce 1,4 =33 — mA
Power consumption Leistungsverbrauch MAA748C P - 40 <100 mWw
1y = +4125°C P 35 <75 —_ mwW
Yy = — 55°C P 42 < 100 —_ mwW

) Only ® nur MAA748C
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INTEGRATED POWER POSITIVE VOLTAGE REGULATORS

INTEGRIERTE LEISTUNGS-POSITIV-SPANNUNGSREGLER

5 12,15, 24V /1A

MA7805
MA7812
MA7815
MA7824

Maximum ratings o« Grenzwerte

Input voltage

Eingangsspannung.

MA7805, MA7812, MA7815 U; max 35 v
MA7824 U; max 40 v
Power dissipation Verlustleistung Pu max  internally limited W
innen begrenzt
Junction temperature range Sperrschichttemperaturbereich 3 max 0...+125 (o ‘
Storage temperature range Lagertemperaturbereich PHsig max -55... 4155 o
Thermal resistance Wirmewiderstand
junction — case System-Gehduse Rinje max 4 K/w
junction — ambient System-Umgebung Rinja max 35 K/w
Characteristic data ® Kenndaten Outlines e Abmessungen 10 11
0°C < #j < +125°C, (unless otherwise noted) e (wenn nicht anders angegeben) MA7805
Valid ot @  Giiltig bei Ur =10V, lo = 500 mA
Output voltage Ausgangsspannung nom. min. — max.
#j = 25°C Uo 5,0 48 ...52 v
Line regulation Netzregelung
# = 25°C, 7 V< U <25V AUe 3.0 <100 my
#j = 25°C, 8 V < Uy <12V AUp 1.0 < 50 mV
#j = 25°C, 145V < Ur < 30V AUy — — mV
#j = 25°C, 16 V < Uy <22V AU - — mV
# = 25°C, 175V < Ur < 30V AUg - — mV
9 = 25°C, 20 V< U; <26V AUo - - mV
# = 25°C, 27 V < Uy < 38V AUg — — mV
#; = 25°C, 30 V < Uy < 36V AUg — o mV
Load regulation Lostregelung
# = 25°C, 5 mA <lp < 15 AUg 15 <100 mV
#; = 25°C, 250 mA < lp < 750 mA AUg 5.0 <50 mV
Qutput voltage — P = 15 W Ausgangsspannung — P = 15 W
V<U <20V, 5SmA<Ilg<t1A Uao — 475929 \
145V < Ur <27V, 5mA <lp<1A Ui — - v
175V < U <30V, 5mA<lg<1A Uo — — v
275V < U; <38V, 5mA<lp<1A Uo g = Vv
Qiescent current Ruhestrom
#; = 25°C lg 42 <80 mA
Qiescent current range Ruhestroménderung
7 V<Ur<25V Alg — <13 mA
145V < Uy < 30V Alg — — mA
175V < Uy < 30V AfQ —_ — mA
27 V<U <38V Alg = - mA
5mA <y < 1A Alg — < 0,5 mA
Output noise voltage Ausgangsrauschspannung
#a = 25°C, 10 Hz < f < 100 kHz Uown 4,0 - uV
Long term stability Langzeitstabilitat AUor = <20 mV
Ripple rejection Brummunterdriickung
f=100Hz, 8V <U;<18V SVR 78 > 62 dB
f=100Hz, 15V < Uy <25V SVR - - dB
f = 100 Hz, 185V <U; < 285 V SVR - - dB
f=100Hz 28V < U; < 38V SVR - - dB
Dropout voltage Abfallspannung
lo = 1A, 9 = 25°C (Ur=U.) min 20 — v
Output resistance Ausgangswiderstand
f=1kHz Ry 17 — mQ
Short circuit current limit Ausgangs-Kurzschluss-Strombegrenzung
bj = 25°C lus 750 == mA
Qutput peak current Ausgangsspitzenstrom
#; = 25°C lop 2,2 - A
Average temperature coefficient Mittl. Temperaturkoeffizient
of output voltage von Ausgangsspannung
lo = 5 mA, 0°C < §; < +125°C Tk ~1,1 — mV/K
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MA7Z7805 INTEGRATED POWER POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
MA7812 INTEGRIERTE LEISTUNGS-POSITIV-SPANNUNGSREGLER
MA7815 5 12,15, 24V [ 1A
MA7824
g5 r Y t — 2 H
Pt U | By !Jnil .
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Ul Q;;O o [ T 1 kv
LIJ | e _T 19t *q" e ‘o :
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; e MY - b Y + o o ﬂ
MA7812 MA7815 MA7824
Ur = 19V, lgp == 500 mA Ur = 23V, lp = 250 mA Uy = 33V, lp = 500 mA
nom. min., — max. nom. min. — mMmMax. nom. min. — max.

Uo 12,0 118 e 129 15,0 14,4 ., . 156 24 23 5 25 v
AUg — - - - mV
AUp — - - — mV
AUp 10 < 240 — —_ -- mV
AUy 3,0 <120 — — - — mV
AUg — - 1 < 300 mV
AUg —_— 3,0 < 150 mV
AUp — — - —_ 18 < 480 mV
AUp — — — — 6,0 < 240 mVY
AU 12 < 240 12 < 150 12 < 480 mV
AUg 4,0 < 120 4,0 <75 4,0 < 240 mV

Uo = = = == = Vv

Uo - 11,4...12,6 — il o - v

Uo — — - 14,25...1575 — — \)

Uo — — - 22,8...25.2 v

lg 4.3 < 80 4,4 < 8,0 4,6 < 8,0 mA
Alg — - - - — - mA
A IQ —_— < 1.0 — —_ - _— mA
Alg — — = <10 ~ — mA
Alg — — — — — <10 mA
Alg — < 0,5 — <05 — <05 mA

Uox 75 - 90 — 170 - uVv
AUgr — < 48 — < 60 — < 96 mV

SVR —_ — dB

SVR 71 > 55 dB

SVR @ — 70 ~ 54 — = dB

SVR - — — - 66 > 50 dB

(Ui=Ug) min 2,0 — 2,0 - 20 — v

Ro 18 — 19 — 28 — mQ

los 350 — 230 — 150 — mA

lop 2,2 — 2.1 — 2.1 — A

Tk -1,0 - -1,0 = —1.9 o ITIV,"IK
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INTEGRATED VOLTAGE REGULATORS MAA723

INTEGRIERTE SPANNUNGSSTABILISATOREN MAA723H
i _ f_ ""“— T . Base connection diagram: Sockelschaltung :
%ﬁs\rj RJQI’“' Current limit Strombegrenzung

Inverting input
Non inverting input

O -

A o o ko

Invertierender Eingang
Nicht invertierender Eingang

. _{\ Reference voltage Referenzspannung
! T4 Ground (=) Erde (-)
i OQutput stabilized Stabilisierte Ausgangs-
5|i.‘;l voltage Uy spannung U,
n L‘I Ra 7. Supplying of output Speisung des Ausgangs-
[ e - 0 transistor +Up transistors +U-
P 8. Mon stabilized input Nicht stabilisierte Eingangs-
s voltage +U, sponnung +U;
9. Frequency compensation Frequenzkompensation
10. Current limit Strombegrenzung
Bottom view Ansicht von unten
Maximum ratings: e
Grenzwerte: T
Urimp (t =50ms) max 50 v Uge—r—
U; max 40 Vv :
U;-Uz max 40 v
12 max 150 mA
la max 15 mA
Pio MAA723 max 800 mW
MAA723H max 700 mW
8a max —55...+125 °C
Pseg max —65... 4155 °C
Recommended circuit e Schaltbeispiel U, R, R,
Qutput voltage Uz =7...37V oV 1,67 7,15 k2
Ausgangsspannung 15V 7.87 7.5 k2
28V 21 7,15 k2
Outlines e Abmessungen 107
g e . . Measured at:
Characteristic data: Kenndaten: Garnassan Bat:
Line regulation at input Empfindlichkeit gegen Eingangs-
voltage change spannungsdnderungen MAA723 AUz 0,02 <01 Y% U: Uy =12...15V,
MAA723H AUz 041 % Uz Uz=5V, Iz =1mA
Line regulation at input Empfindlichkeit gegen Eingangs-
voltage change spannungsénderungen MAA723 AUz 00 <02 Y% U; U; =12...40V,
MAA723H AUz 04 <1 % Uz Uz=5V, [2=1mA
Line regulation at input Empfindlichkeit gegen Eingangs-
voltage change in ambient spannungsdnderung im Umge-
temperature range bungstemperaturbereich MAA723  AU; <03 Y U; Uy =12...15V,
Uz =5V, Iz =1 mA,
-55°C 29,5 +125°C
Load regulation at load Empfindlichkeit gegen Last-
change stroménderungen MAA723 AUz <0,15 Y, Uz Uy=12V, U:=5YV,
MAA723H  AU; <03 % U: Iz = 1...50 mA
Load regulation at load Empfindlichkeit gegen Last-
change in ambient tempe- stroménderungen im Umge-
rature range bungstemperaturbereich MAA723  1\U; <0,6 " U2 U=12V, Uz =5V,
Iz = 1...50 mA,
~55°C s, 5 +125°C
Average temperature coeffi- Mittlerer Temperaturkoeffizient
cient of output voltage der Ausgangsspannung MAA723  Tggpz 0,005  <0,015 9,/°C U =12V, Uz =5V,
MAA723H  Tgypz 0,01 8fy/°C 2 =1 mA,
=55°C =8z +125°C
Reference voltage Referenzspannung MAA723 Ug 715 6,95...7,35 V U =12V, U;=5V
MAA723H Uz 715 68 ...75 V
Standby current drain Stromaufnahme 1) MAA723 lg 2.3 <35 mA U =30V, I2=20
MAA723H Iz <5 mA
Input voltage range Eingangsspannung U; . 95...40 V
Output voltage range Ausgangsspannung o U 9....37 VvV
Input-output voltage Eingang - Ausgangs-
differential Spannungsdifferenz Ur=-U; 3....38 V

") Output and reference voltage source without load. e Ausgangs- und Referenz-Spannungsquelle ohne Last. o Iz = 0.

28



MAAA436 MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUIT
FOR PHASE-CONTROL OF TRIACS AND THYRISTORS

MONOLITHISCH INTEGRIERTER SCHALTKREIS
FUR PHASENANSTEUERUNGSSCHALTUNGEN VON TRIACS UND THYRISTORS

Maximum ratings: Grenzwerte:

Supply peak current Betriebs-Spitzenstrom +1s/6 max 36 mA
Qutput switching impulse Ausgang-Schaltimpuls +I3 mox 150 mA
Release peak current Ausidse-Spitzenstrom i max 2 mA
Operating temperature range Betriebs-Temperaturbereich da max —40... 485 °C
Storage temperature range Lagerungs-Temperaturbereich Dstg max ~55...+155 *C

BRIDGE REGTIFIER CLEAR RESET VOLTAGE STABILIZER
BRUCKENGLEICHRICHTER RUCKSTELLUNG ~ SPANNUNGSSTABILISATOR
MING CONDENSER

. _ Fg'rl'rkm?msmm

Rec ded val of resisto R, and R,
for different supply voltage

Emplohlene Werte von Widersténden Rc und R,

fir verschied 5

L Lo g

A. C. supply
voltage Rg Rz
Speisesponnung
(eftektive)
v] 1ki2) k@]
24 1.2 a7
60 4.7 120 3
120 1 20 | R I SHFT_GENERATOR
220 18 470 TRIGGER CROUIT GATE_GIRCUIT GAIN REGULATION NERATOR
i SR — g e o TRIGGERSCHALTUNG  GATTERSCHALTUNG  VERSTARKUNGSREGELUNG
Basic diagram of phase - control with integrated circuit MAA436
Grundschaltung von Phasenansteuerung mit integriertem Schaltkreis MAA436
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: 3, = 25°C
Supply peak voltage Betriebs-Spitzenspannung
xlsis = 36 mA ) +1s/6 135..... 19,5 v
Output switching impulse Ausgang-Schaltimpuls
Ro = 91 Q, « = 90° +l3 120 00 ..... 150 mA
Release peak current Ausldse-Spitzenstrom +lg 100 & wonn s 230 uA
Supply peak voltage 1) 2) Betriebs-Spitzenspannung 1) 2) Uia/10 6 ..., 9.5 v
Peak voltage 1) Spitzenspannung Ui/io [-1;- S 10 v
Current peck of sinusoidal shift Stromspitze des Sinushubes
Rec = 10kQ, Isjs = 15 mA 113 A0 . vois s 100 uh
Current gain 1) Stromverstédrkung ) I13
R = oo, l12 = 1 uA, ls;6 = 15 mA A= “his > 30
Current to base of Darlingtons  Strom in Base der Darlington-
circuits ) %) schaltung 1) %)
RG = o, Is;s = 15 mA lizo <3 uA
1 Uz/10
Reference level 1) Referenzpegel! 1) Kr = Ui 0.33 03w v s 0,36
Unbalance 3) Unwucht 3) B = U ak 100 <7 fo
(=)
") Potentiometer P and resistance R, are disconnected. 3) Unbalance is defined as ratio of D. C. voltage on load and
Potentiometer P und Widerstand R, sind ausgeschalten. U,
2) Between leads No. 10 and 14 is connected Rr, Cy unit. A. C. supply voltage B = Ue 100.

Zwischen Ausfiihrungen Nr. 10 und 14 ist Rr, Cr - Glied

zugeschaltet, Unwucht (Unbalance) ist definiert wie ein Verhdltnis der Gleich-

spannung an der Last und der Betriebs-Wechselspannung:

B= Yo 100
Ues
4 Current meter is connected instead of condenser Cg.
Strommesser ist zugeschaltet anstatt des Kondensators Cg.
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TTL SSi LOGIC INTEGRATED CIRCUITS

SURVEY

LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL SSI UBERSICHT
Type Log. function Outlines
T;g Feature Art Log. Funktion Abmessungen
MH7400 MH8400  MHS5400 Quadruple 2-input Vier NAND-Gatter mit Y = AB 1013
positive NAND gate je zwei Eingdngen
MH7403 Quadruple 2-input Vier NAND-Gatter mit Y = AB 1013
positive NAND gate with je zwei Eingéngen und
open collector outputs  offenem Kollektor
MH7404 Hex inverters Sechsfach Inverter Y =A 1013
MH7405 Hex inverters with Sechsfach Inverter Y = A 1013
open collector outputs mit offenem Kollektor
MH7410 MH8410 MH5410 Triple 3-input Drei NAND-Gatter mit Y = ABC 1013
positive NAND gate je drei Eingdngen
MH7420 MH8420  MH5420 Dual 4-input positive Zwei NAND-Gatter mit Y = ABCD 1013
. NAND gate je vier Eingdngen
MH7430 MHg430 MH5430 8-input positive NAND-Gatter mit acht Y = ABCDEFGH 1013
NAND gate Eingdngen
MH7437 MH8437 MH5437 Quadruple 2-input Vier NAND-Leistungs- Y = AB 1013
pasitive NAND gatter mit je zwei
buffer Eingdngen
MH7438  MH8438  MHS5438 Quadruple 2-input Vier NAND-Leistungs- Y = AB 1013
positive NAND buffer gatter mit je zwei
with open collector Eingéingen und
outputs offenem Kollektor
MH7440  MHB8440  MH5440 Dual 4-input positive  Zwei NAND-Leistungs- Y = ABCD 1013
NAND buffer gotter mit je vier Eingtingen
MH7450 MH8450 MHS5450 Expandable dual AND-OR-INVERT Gatter Y = (AB) +~ (CD) + X 1013
2-wide 2-input mit Erweiterungsmdg- X = ABCD
AND-OR-INVERT gate lichkeit durch Expander from - aus MH..60
MH7451 MH8451 MH5451 Dual positive Zwei positive Y = AB + CD 1013
AND-OR-INVERT gate =~ AND-OR-INVERT Gatter
MH7453  MH8453  MHS5453 Expandable 4-wide AND-OR-INVERT Y = (AB) & (CD) = (EFf = 1013
2-input AND-OR- Erweiterungs-Gatter + (GH) + X
INVERT gate X = ABCD from - aus MH .. 60
MH7454  MH8454  MH5454 positive . Positive AND-OR-INVERT Y = AB 4 CD + EF + GH 1013
AND-OR-INVERT gate Gatter
MH7460 MH8460 MH5460 Dual 4-input Zwei Expander mit je X = ABCD 1013
expander vier Eingéngen when connected to pins 11
and 12 of MH..50 or MH..53
wenn Expander an Stift 11
u. 12 der Typen MH.. 50 oder
MH..53 angeschlossen ist.
MH7472 MH8472 MH5472 J-K Master-Slave J-K Master-Slave- See truth table 1013
Flip-Flop Flipflop Siehe logisches Verhalten
MH7474 MH8474 MH5474 Dual D-type edge- Zwei D-Flipflop See truth table 1013
triggered Flip-Flop Siehe logisches Verhalten
- e w Uz ] w |~ B - s w e
A 1] N ] afor i} Ao ¥ F«E — i
=@ o 7L, B v B @ B cH . B ocEID | B
o I - T 0 g e E @iges @ cBed 1 B
k4 ] Bl ] | o—tl cpd oo— ! ] o[ _" 9
& B B CR B k] E oog et @ B | E
13 . % | i
MH..00, MH..03 MH..04, ..05 MH..10 MH..20 MH.. 30
2 Ues A ke w Jen v Uss
2 J::-&“; 15 A 0?7 3:‘:&;! 4[ ; [\z ,' :: @ ::L‘I t Eﬂ B E ::
| R PRk e i3 o, .| . 3] Z el B3 | 2] o3>
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MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN MH74 MH84 MH54

Supply voltage Betriebsspannung Uce  maox. +7 +7 =7 "
Input voltage Eingangsspannung Ur max. +5,5 +35,5 +5,5 v
Recommended working voltage Empfohlene Betriebsspannung - Ucc 4,75..525 4,75..5,25 45..55 Vv
Operating temperature range  Betriebstemperatur ta 0...+4+70 —25...-+85 —55.,.-=-125 °C
Storage temperature Lagertemperatur fstg —-55... +155 -35,..+155 =55...-+1588 °C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS FOR GATES AND INVERTORS ¢ KENNDATEN FUR GATTER UND INVERTOREN:

Noise margin Statische Storsicherheit 1 Vv
Fan-out from each output Ausgangsfdcher pro Gatter N 10
MH.. 40 MH.. 40 N 30
Mean dissipation power on each gate Mittlerer Leistungsverbrauch pro Gatter P 10 mw
MH.. 40 MH.. 40 : P 25 mw
Input voltage — H level required at all Eingangsspannung, H-Zustand, welche nétig
input terminals to ensure L level at ist, an alle Eingdnge zuzufihren, damit an
output den Ausgidngen Pegel L-Zustand sein wird Urn min. 2 \)
Input voltage — L level required at all Eingangsspannung, L-Zustand, welche an
input terminals to ensure H level at einen der Eingdnge zuzufihren ist, damit
output am Ausgang Pegel H-Zustand sein wird Uy max. 0.8 Vv
Output voltage — H level Ausgangsspannung, H-Zustand Uon min. 2.4 v
Output voltage — L level Ausgangsspannung, L-Zustand Ui, max. 0,4 v
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung
Uee = 475V, I} = =12 mA MH..03, ..04, .. 05, ..37, ..38,
w9l 54 —-Un < 1.5 v
Input current — L level (each input) Eingangsstrom, L-Zustond (pro Eingang) i max. 1.6 mA
input current — H level (each input) Eingangsstrom, H-Zustand (pro Eingang)
Uf.‘\." = 2.4 V |j” max. 40 IuA
Uiy =55V I maox. 1 mA
Short-circuit output current Kurzschlussausgangsstrom los 18 — 55 mA
MH..37, MH. .38, MH. .40 MH.,37, MH. 38 MH.. 40 lers 18 — 70 mA
Supply current — L level Stromaufnahme L-Zustond
each gate or invertor pro Gatter oder Invertor leel 3 w37 mA
MH..37, MH..38 MH.. 40 leer < 13,5 mA
MH. .50, MH.. 51 leer 37 <7 mA
MH..53, MH..54 leer 5,1 9,5 mA
MH.. 60 leern 1,2 < 2,5 mA
MH..72*%) lee 10 =20 mA
MH cid @ .] -4 IL.'L” 17 = 30 mA
Supply current — H level Stromoufnahme H-Zustand
each gate or invertor pro Gatter oder Invertor lccu 1 <2 mA
MH..37, MH..40, MH..50, MH..51 lecn 2 < 4 mA
MH..38 |(_‘(‘” < 2.1 mA
MH . .53, MH. .54 lecn 4 <8 mA
Remark: Bemerkung:
Volues valid in whole operating temperature range and at Alle Werte gelten im ganzen Bereich der Betriebstemperaturen
worst working conditions at werking veltage in recommended und bei schlechtesten Betriebsbedingungen bei Betriebsspon-
ronge. nung im empfohlenen Bereich.
*} Tetal supply consumption. *} Gesamte Stromaufaahme.
- e w g
A 1] 2 [ 2] CHARACTERISTIC DATA ¢ KENNDATEN
g 7l 3 3 o] i3] J—K FLIP-FLOP MH7472, MHB8472, MH5472
Y& 7] B3 2] N . T .5;0
= s L e :‘ ty (clock) =20 ns
! 3 C E :‘ tp rpreset) =25 ns
[ 0] ") @: 7 tp (clear) z25 ns.
== = — tsetup = applied clock pulse width
S " E Y [‘E 123 = Taktimpulsdauer
&7 5] 07 B thold =0
i
—— —
MH..37, ..38 MH .. 40 D FLIP-FLOP MH7474, MH8474, MH5474
N - max.. 10
ke A Uee n
@: ,Z‘ 5 lOI _ %] tp relock) 30 s
i a2—{s tp (preset) 30 ns
R @ 03 315 B @ — — E tp (clear) e 13(5) &SH
| Ol - 0n—pl = thold = z
J13) 05 e [R]0L E@ P b—os [2] tsetup 15 =20 ns
(o @ [1jk3 s o f;““: L S thold 2s5 ns
J3@ " b 06 EKE o] @ — _—1 E -
R—G 1 4G : .
3 . K1 7 [osl H 0 Values of level H, level L .ond input currents are equal as ot other gates.
E 2_ g @ |: 323 o P—® :] Pegelwerte der H- und L-Zustinden und Eingangsstromwerten sind die gleichen
7] L SIe] @1 ? = :@ wie bei Gottern.
4 4 z Truth table — p. 63 @ Logisches Verhalten 5. 63
MH..72 MH..74
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TTL MSI INTEGRATED CIRCUITS SURVEY

LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL MSI UBERSICHT
Type Qutlines
Ton Feature Art Abmessungen
MH7442 MH8442 MH5442 BCD — to decimal decoder BCD — Dezimal-Dekoder ohne Trei- 1014
without driver transistors; all inputs ber-Transistoren; alle Eingdnge sind
are equiped with clamped diodes mit Klemmdioden ausgestattet
MH7475 — — Quadruple bistable latch for tempo- Vierfach-Speicher Flipflop 10 14
rary storage of binary information, 4-Bit Zwischenspeicher fiir Bindr-
dual master-slave flip-flop informationen
MH7490A MHB8490A MH5490A  Decimal counter in BCD code, Bindr codierte Zdhldekade, 1013
divide-by-ten counter, Teiler durch zehn,
divide-by-five counter Teiler durch flinf
all inputs are equiped with alle Eingéinge sind mit Klemmdioden
clamp diodes ausgestattet
MH7493A MHB8493A MH5493A  4-bit ripple counter, 4-Bit Dualzéhler 1013
3-bit ripple counter 3-Bit Dualzdhler
all inputs are equiped with alle Eingénge sind mit Klemmdioden
clamp diodes ausgestattet
MH7496 MHB8496 MH5496 5-bit shift register for serial to — 5-Bit-Schieberegister flir Serien- 1014
parallel converter, Parallel-Umsetzer,
parallel — to — serial converter, Parallel-Serien-Umsetzer, Speicher
storage register
MH74141 — - BCD — to — decimal decoder with BCD ~ Dezimal-Dekoder und Trei- 10 14
driver for directly drives of gas-filled ber mit Hochsperrenden Treiber-
cold-cathode indicator tubes (nixie, Transistoren fiir das direkte An-
digitrons) steuern von Ziffernanzeigershren
MH74150 MHB84150 MH54150  Sixteen channel multiplexer for selec- 16-Bit-Datenselektor [ 1015
tion of one-of-sixteen data sources Multiplexer
MH74151 MH84151 MH54151 Eight channel multiplexer for selec- 8-Bit-Datenselektor / 10 14
tion of one-of-eight data sources Multiplexer
MH74154 MH84154 MH54154 BCD — to — one of sixteen decoder 4-Bit-Bindr Dekoder /[ Demultiplexar 1015
and demultiplexer with data select mit Datenselektions-Eingéingen A,
inputs A, B, C, D, strobe inputs G1, B, C, D, Strobe-Eingidngen G1, G2
G2, and sixteen outputs 1 to 16 und sechszehn Ausgéngen 1 bis 16
MH74164 MH84164 MH54164  8-bit shift register with gated (enable/ 8-Bit-Schieberegister mit Datenein- 1013
disable) serial inputs and asynchro- gabe seriell, Datenausgabe parallel,
nous clear Gegentakt - Ausgéingen und asyn-
chronene Riickstellung
MH74192 MH84192 MH54192  Synchronous 4-bit reversible Synchroner dekadischer BCD Vor- 1014
(up/down) BCD counter with dual wdrts — Rickwérts-Zghler mit ge-
clock with clear trennten Takteingdngen
MH74193 MH84193 MH54193  Synchronous 4-bit reversible Synchroner binér Vorwdrts — 10 14
(up/down) binary counter with dual Rickwérts-Zahler mit getrennten
clock with clear Takteingéngen
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MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN - MH74 MHa4 MH54

Supply voltage Betriebsspannung Ucc max +7 +7 +7 v
Input voltage Eingangsspannung Uy max +5,5 +5,5 +55 v
Recommended working voltage Empfohlene Betriebsspannung Uge 4,75..5.25 475..525 45..55 v
Operating temperature range  Betriebstemperatur da 0...+70 —25...+85 —=55,..+125 °C
Storage temperature Lagertemperatur Dseg =33..., +155 =~55...+155 =55...+155 °C

RECOMMENDED WORKING CONDITIONS ® EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE

Fan-out from each gate Ausgangsfacher pro Gatter Ng Ny
MH . . 42 max. 10 max. 20
MH . .96 max. 10 max. 10
MH .. 150, MH .. 151 max. 10 max. 20
MH .. 154 max, 10 max. 20
MH . . 164 max. 5 max. 10
MH..192 MH .. 193, MH.. 75 N max. 10
Power dissipation Leistungsverbrauch
MH . . 42 P 140 mW
MH . . 90A P 145 mW
MH .. 93A P 130 mw
MH .. 9 P 240 mW
MH . . 150 P 200 mWwW
MH . . 151 P 145 mW
MH . . 154 P 170 mw
MH . . 164 P 168 mWw
MH .. 192, MH .. 193 P 325 mW
ELECTRICAL CHARACTERISTIC o KENNDATEN
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand Uy > 2 v
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand Urt <08 v
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand Uon > 2,4 Vv
Qutput voltage — level L Ausgangsspannung — L - Zustand Uor <04 v
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung
(beside MH..75) {ausser MH .. 75)
Uee = 475V, MH54:Uce = 45V; 11 = —12 mA -Uy <15 v
Short circuit supply current Kurzschlusseingangsstrom
MH7475, MH..90A, MH .. 93A
Ugc =525V, U =08V ~los 18...57 mA
MH54 : Uce = 55V, Ui = 08V —los 20 ... 57 mA
d - B
7l R 24,
e[0? @::rgﬂE . e
sl e—k 229
Oo—4i
‘e it :
35— 21
208 5o 52 g
1 5= PrEs
—1
¥ o8} 71—k 1714
s oo} N [6]15
W c 5lA
i R s
5

MH..193
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LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL MSI ® LOGISCHE INTEGRIERTE MHZ7475
SCHALTKREISE TTL MSI
QUADRUPLE BISTABLE LATCH @ VIERFACH-SPEICHER-FLIP-FLOP
ELECTRICAL CHARACTERISTICS o KENNDATEN
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand g = 0 .4+-70°C
D input Eingang D
Ucc = 525V, UL =24V lin < 80 uA
Uge =525V, Uiy =55V iy <1 mA
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
clock input Takteingang
Ucc = 525V, Uy =24V Ly = 160 uh
Uceg =525V, Uiy =55V bin < mA
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
D input Eingang D
Uce =525V, Uy =04V —lr P mA
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
clock input Takteingong
Uce = 525V =l < 6,4 mA
Supply current Speisestrom
Uee = 525 V lce < 53 mA
SWITCHING CHARACTERISTICS: e DYNAMISCHE DATEN:
Uec =5V, Ta = 25°C, N = 10, Cz = 15 pF, Rz = 400 ©
Input setup time min, Eingangsvoreilung
H-level input D H-Zustand, Eingang D tsetup 1 20 ns
L-level input D L - Zustand, Eingang D tserup L - 20 ns
Input hold time max. Eingangsversetzung
H-level input D H-Zustand, Eingang D thold H -0 ns
L-level input D L-Zustand, Eingang D thold L >0 ns
Propagation delay time Signal-Laufzeit ouf
on H-level from input D to output Q H-Zustond vom Eingang D an Ausgang Q tpLii (D=0 30 ns
on L-level from input D to output Q L-Zustand vom Eingang D an Ausgang Q teHL (D~g) <25 ns
on H-level from input D to output Q H-Zustand vom Eingang D an Ausgong Q tei (DT < 40 ns
on L-level from input D to output Q L-Zustand vom Eingang D an Ausgang Q tPHL (D-T0) <15 ns
on H-level from clock on output @ H-Zustand vom Takteingang an Ausgang Gt tPLH (H~0Q) < 30 ns
on L-level from clock on output Q L - Zustand vom Takteingang an Ausgang Q tPHL (H—0) <15 ns
on H-level from clock on output Q H-Zustand vom Tokteingang an Ausgang Q tPrn (H-T) < 30 ns
on L-level from clock on output Q L - Zustand vom Takteingang an Ausgang Q tPHL (H-T) <15 ns

TRUTH TABLE o LOGISCHES VERHALTEN

tn th +1
WNPUT OUTPUT

D Q

H H

L L

t, — bit time before clock pulse

Zeitpunkt vor dem Taktimpuls

tn -+1 — bit time after clock pulse
Zeitpunkt nach dem Taoktimpuls
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LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL MSI ® LOGISCHE INTEGRIERTE

SCHALTKREISE TTL MSI
DECIMAL AND BINARY COUNTER @ DEZIMAL- UND BINARZAHLER

MH .. S0A
MH..93A

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS o EMPFOHLENE BETRIEBSDATEN

Input count frequency

Eingangszdhlfrequenz

A input Eingang A feouw  0...... 32 MHz
B input Eingang B fooum:  0...... 16 MH:z
Pulse width Zahlimpulsdauer
A input Eingang A tw > 15 ns
B input Eingang B tw > 30 ns
reset inputs Riickstelleingénge tw > 15 ns
Reset inactive-state setup Riickstell-Eingangsvoreilung tsetup > 25 ns
ELECTRICAL CHARACTERISTICS KENNDATEN
MH74: 3, = 0...+70 C
MH84: #; = —25...+85°C
MH54: #; = =55...+125°C
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
Ucc = 525V; MH54: Uge = 55V; Uy =55V iy <1 mA
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
Ucc = 525 V; MH54: Use = 55V; Ur =24V
A input Eingang A iy < 80 uhA
B input Eingang B MH...90A Iz < 160 uh
MH...93A lig < 80 uA
reset inputs Riickstelleingdnge 771 < 40 uh
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
Ucc = 525 V; MH54: U = 55V; Ur =04V
A input Eingang A —Ir <32 mA
B input Eingang B MH...90A -l < 4,8 mA
MH...93A -l < 3,2 mA
reset inputs Riickstelleingénge =l <16 mA
Supply current — H level Speisestrom — H-Zustand
Uce = 525 V; MH54: Uge = 55V H...90A lecn < 42 mA
MH...93A lccu < 39 mA
SWITCHING CHARACTERISTICS DYNAMISCHE KENNDATEN
Uee =5V, da = +25°C, N =10, C. = 15 pF, Ry = 400 ©
Maximum count frequency Maximalle Zahlfrequenz
from input A to output Qg vom Eingang A an Ausgang Qu feount > 32 MH:z
from input B to output Qg vom Eingang B an Ausgang Qs feount > 16 MHz
MH..90A MH..93A
Propagation delay time from Signal-Laufzeit teLy teHt tecii tenr
input A to output Qu vom Eingang A an Ausgang Qg 11 <16 14 <18 10 <16 14 <18 ns
input A to output Qp vom Eingang A an Ausgang Qp 24 <48 27 <50 47 <70 50 <70 ns
input B to output Qg vom Eingang B an Ausgang Qg 10 <16 14 <21 10 <16 13 <21  ns
input B to output Q¢ - vom Eingang B an Ausgang Qc¢ 22 <32 26 <35 23 <32 26 <35 ns
input B to output Qp vom Eingang B an Ausgang Qp 22 <32 26 <35 33 <51 36 <51 ns
input set-to-0 to any output Q vom Riickstelleingang 0 an
Ausgang Qa4...Qp - 25 <40 - 18 <40 ns
input set-to-9 to output Q4, Qn vom Riickstelleingang 9 an
Ausgang Qa, Qp 14 <30 - = s ns
input set-to-9 to output Qa, Q¢ vom Riickstelleingang 9 an
Ausgang Qg, Q¢ - 24 <42 — - ns
TRUTH TABLES ® LOGISCHES VERHALTEN MH .. 93A
MH . . 90A ]
. = ~ £ OoutPUT
RUCKSTELL SINGRNGE AUSGANG 5S AUSGANG
MH . . 90A INPUTS RESET - ONTPUT =
p Rory) Rorz) Rory Rozy  Ga 9 9 9p A Q4 QGp G, Qp
. Z OuTPUT H H L X o 0o o o L A
2 9 AUSGANG H H X L b 0 o [ 1 H L L L
Zz X X H H 10 0 1 2 L H L L
G — X L X L 3 H H L L
A Q@ Q Q Q L X L X COUNT s Lt H L
= S L X X L ZAHLEN 5 H L H L
o L L L L X L L X 6 L H OH L
1 H L L L 7 H H H L
2 L H L L MH7493A a L L L H
2 H H L L INPUTS RESET OUTPUT 9 H L L H
4 L L H L RUCKSTELLEINGANGE AUSGANG 10 L H L H
5 H L H L - - e 1 H H L H
§ L H H L Roc Rorz) Qs 9 G 2 L L H H
7 H H H L H H L L L L 13 H L H H
8 L L L H L X COUNT 14 L H H H
9 H L L H X L ZAHLEN 15 H H H H

[#}]
w



LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL MSI @® LOGISCHE INTEGRIERTE MH..42
SCHALTKREISE TTL MS! MH74141

BCD - TO - DECIMAL DECODER @ BCD - DEZIMAL - DEKODER

ELECTRICAL CHARACTERISTICS o KENNDATEN MH74: 3, = 0... +70 °C
MH84: #;, =-25.., +85 °C
MH54: 8, =-55... =125°C
Output voltage — H level Ausgangsspannung — H-Zustand
Ucc = 475 V; MH58:Ugc = 45V: Uiy =2V
Ui =08V, log = —0,8 mA MH.. 42 Uoy > 2,4 Vv
Output voltage — L level Ausgangsspannung — L-Zustand
Uce = 4,75V; MH54:Upc = 45V; Uiy =2V
Ui =08V, lor = 16 mA MH.. 42 Uor <04 Vv
On-state output voltage Ausgangsspannung, EIN-Zustand
Ucec = 475V, lgr = 7 mA am Ausgang MH74141 Uge <25 v
Off state output voltage for input Ausgangsspannung, AUS-Zustand
counts 0 thru 9 am Ausgang,
Ucc = 525V, lg = 0,5 mA Eingangsinformation © bis ¢  MH74141 Ugn > 60 v
Off-state output current Ausgangsstrom, AUS-Zustand
Ucc = 525V, Uy = 55 V .9m Ausgang MH74141  log < 50 uh
Off-state output current for input Ausgangsstrom, AUS-Zustand
counts 10 to 15 am Ausgang,
Uec = 525V, Ug = 30V Eingangsinformation 10 bis 12 MH74141 lg <5 uh
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
each input pro Eingang MH. . 42
A input Eingang A MH74141
Ucc = 525 V; MH54:Uce = 55V; Uip = 24V frs < 40 uh
Ucc = 525V; MH54:Uge = 55V; Uiy = 55V I3 <1 mA
B, C, D input Eingang B, C, D MH74141
Uec = 525V; Uiy =24V I < 80 uA
Ucc = 525V; Uiy = 55V 11 <1 mA
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
each input pro Eingang MH.. 42
A input Eingang A MH74141
Uee = 525V; MH54:Ugc = 55V; U = 04V =l < 1,6 mA
B, C, D input Eingang B, C, D
Uee =525V; U =04V -l = 3,2 mA
Short circuit output current Kurzschlussausgangsstrom
Uec =525V; Uiy = 45V MH.. 42 —los 18...55 mA
Uge =55V; U =45V MH 5442 —los 20...55 mA
Supply current Stromaufnahme
Uge = 525 V MH.. 42 lec < 56 mA
Uge = 55V MH 5442 lce <M mA
Uee = 525V MH74141 lee 27 <32 mA
MH.. 42:
Propagation delay time, Anstiegsverzégerungszeit
high-to-low level von H- auf L-Zustand
from inputs A, B, C, D on output von Eingéngen A, B, C, D auf Ausgang
through two levels of logic tiber zwei Gatterebenen trHL <25 ns
through three levels of logic iber drei Gatterebenen tpiL < 30 ns
low-to-high level von L- auf H-Zustand
from inputs A, B, C, D on output von Eingdingen A, B, C, D auf Ausgang
through two levels of logic uber zwei Gatterebenen trLH < 25 ns
through three levels of logic iiber drei Gatterebenen try < 30 ns
L MH74141 TRUTH TABLE @ LOGISCHES VERHALTEN
TRUTH TABLE & LOGISCHES VERHALTEN INPUT — EINGANG On-state output’)
D I-= ' :er
EI%?(?%SGE OUTEULS: @ AUSGANGE A B [ D Ausgang )
A B C D|O 1 2 3 4 5 & 7 & % @ —mmmm 7
L L L L|L H HHAH A HHHTHH L L L L 0
H L L LIH L HHHHHTUHIHH H L L Lo 1
L HL LIH H L HHUHUHIHHH L H L L 2
H H L L{fH H H L HHUHHHH H H L L 3
L L HLIHHHMHLHHHHH L L H L 4
H L H LIH H HH H L HH H H H L H Lo 5
L H H L|HHHMHHMHIL H H H. L H H L ]
M H H L|H H H H H H H L H H. H H H L 7
L L L H/lHHHHUHMBHUHBIL H L L L H 8
H L L H/HHHHHUHHUHIH.L H L L H 9
L HL H|/HHWHTHMHUHHUHHH L H L H none — kein
H HL H/HHHUHIHUHUHHHH H H L H nofe = ken
L L H H/H H H H HH HH H H L L H H none — kein
H L H HlH HHHHHHUHUHH H L H H |  none — kein
L H H HIH HHMHHHHHH H L H H H none — kein
H H H H]|H H HHHHMHHHEH H H H H none — kein

H — high level @ High-Zustond ,
Limdon lorst o Low Zustacd ) All other outputs are off

Alle anderen Ausgénge im AUS-Zustand




MH...96
MH.. 164

LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL MSI

® LOGISCHE INTEGRIERTE

SCHALTKREISE TTL MSI
SHIFT REGISTERS @ SCHIEBEREGISTER

ELECTRICAL CHARACTERISTIC

Qutput voltage — L level

Uce = 4,75 V; MH54: Uce
Uece = 4,75 V; MHS54: Ucc

Qutput voltage — H level

o KENNDATEN

Ausgangsspannung — L-Zustand
45V;: lor = 16 mA
45V; lor = 8 mA

Ausgangsspannung — H-Zustand

Uge = 4,75 V; MH54: Uce = 45V; log = —400 A

Input current — H level
beside input S
each input
Uce 525 V; MH54: Ucc
Uce 525 V; MH54: Ucc
only input S
Uce = 525 V; MH54: Uge
Ugce = 5,25 V; MH54: Uce

Input current — L level
beside input S

n

each input
Ueec = 525 V; MH54: Uce
only input S

Ugc = 525 V; MH54: Uce
Short-circuit output current

Uge = 525V
Uee = 55 V
Uge = 525 V
Uec = 525 V
Supply current
Uec = 525V
Uee = 55 V
Uce = 525 V; MHS4: Ugc

DYNAMIC DATA:
MH..96 i, = +25°C, Ucc =

Propagation delay time
from input C to output
from input Ap to output
from input R to output

Eingangsstrom — H-Zustond
ausser S-Eingang
pro Eingang
55V; U
55V; Um
nur S-Eingang
55V; U =24V
55V; Uig = 55V
Eingangsstrom — L-Zustand
ausser S-Eingang
pro Eingang
=55V; UL =04V
nur S-Eingang
= 55V; Uy, =04V

Kurzschlusseingangsstrom

24V
55V

nn
I

]

Stromaufnahme

=55V

DYNAMISCHE KENNDATEN:
5V, N =10

Signal-Laufzeit
von C-Eingang auf Ausgang
von Ag-Eingang auf Ausgang
von R-Eingang auf Ausgang

MH74...164 8 = +25°C, Ugc =5V

Propagation delay time
from input R to output

Signal-Laufzeit
von R-Eingang auf Ausgang

CL = 15 pF
C. = 50 pF
from input C to output von C-Eingang auf Ausgang
C. = 15 pF
C. = 50 pF
MH..96
TRUTH TABLE e LOGISCHES VERHALTEN | _
T L INFUTS o EINGANGE | oureuts o AuscrnGE
5 & o
£ 32 7 &
CI-§ - PRESET - g £
2 LS ctenglagang £ £
g¥ f3  Oowehoes B 2§
oe & [
R s Ar Ax Ay Ap As C A Q: Q- G- Q: Gs
-_.i._.__l:“"x ?é_i X‘ .X X X L L L L L
L ¥ LLLLL X X |[L L r L t
H H HHHHH X X H H H H H
H H LLlULL L X Qi Qo Qo Gun Gsr
H H HLHLH L X | H OoH QuH
H L X% Mo X L X Qi Qi Qi Quo Osp
H L XXX xx ¢ H | H Q Qum Guw Qm
H L X X X X X L3 L i Lk Gin Qrr Qi O
H — high level @ High-Zustond
L = low fevel o Low-Zustand
— il {any input, includi itions) i
belicbiger Eingangsiustand einschliesslich seiner

1 — teonsition from low to high level t
#ndorung des Zustondes von Low- ouf High-Zustand *

Q:o, Qv etc — the level of G, Q= elc, respectively before the indicated
stecdy-stote input conditions were established.
Zustond der AusgBnge Gy, Q: usw, vor Einstellung der stobilisierlen
Bedingungen ouf den Eingdngen. 5

G, Qzn etc — the level of Qr, O: etc, respectively belore tha most.recent
Zustand der Ausgdnge Qp Q: vsw. vor der ersten Anderuny des
Tekteingarges von Low- cul Hig-Zustand, .

MH74: 9 = 0... +70 °C
MH84: 9, =-25... +85 °C
MH54: 8, =-55... +125°C
MH..96 Uor < 0,4
MH.. 164 Uor, <04
Uony =24
MH..96
by < 40
Iy <]
MH.. %
L1 < 200
lin <1
MH..96
MH.. 164
-l <16
MH..96
=1z <8
MH..9 - =lpsg 18 ... 57
MH 5496 —lgs 20...57
MH .. 164 —los 9...275
MH 54164 ~lgs 10...275
MH..9%6 lec <79
MH 5496 lec < 68
MH,. 164 lec < 54
teLy teHL
17 <40 23 <40
14 <35 —_
- 23 <55
teiH tenL
27 < 36 i
34 <42 —
10...32 8. ou 27
10..-_37 10...30
MH. . 164
TRUTH m;us * LOGISCHES '.vnmmu
'_“:;;uls”i"__" T outruts
i ct?t:i: o, [CLEAR EINGANGE { AUSOANGE =
e _f_r_d___r‘_\;r‘_!__Qr_ L S Qs
X L X XL £ 5 wmmansn L
L H x X . Quy Qa0 " cencssne Qe
1 H H H!H Qi vevinna Gin
t H L X | L (- T, Qo
* H x L ‘ L (e [« 79

H — high level (steady slcle) e High-Zustond (stabilisierter Zustand)
L ~ low level (steady stote} o Low-Zustond (stabilisierter Zustand)
+ — tronsition from low te high level

Hinderung des Zustondes von Low- euf High-Zustand

Quyp, Qi — the level of G, Qs ets, respectively before the indicoted
steady-stote input conditions were estoblished. .
Zustand der Ausgiinge Gy, Qz usw. vor Einstellung der stabilisierten
Bedingu auf den Eingd ’

Qra, Qup — the level of Qr, Q2 etc, before the most-recent ¢ transition
of the clock, .
Zustand der Ausginge @: Q. usw, ver der ersten Anderungen
t des Tokleinganges.

<<

mA

mA

mA

ns
ns
ns

ns
ns

ns
ns
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H - high level » High-Zustond
L = low level @& Low-Zustond

X — high or low level — for function is not cenclusive .
High- oder low-Zustond - Kir Fusklion 4! richt entscheidend

LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL MSI @ LOGISCHE INTEGRIERTE MH.. 150
SCHALTKREISE TTL MSI MH . . 151
MULTIPLEXERS @® DATENSELEKTOREN
" ELECTRICAL CHARACTERISTICS o KENNDATEN MH74: 6, = 0... 470 °C
MH84: §, =-25... +85 °C
MH54: 8, =-55... +-125°C
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
each input pro Eingang
Ucec = 525 V; MH54: Uge = 55V; Uiy = 24V lin < 40 uh
Ucc = 525 V; MH54: Uge = 55V; Uig =55V lrg < mA
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
each input pro Eingang
Uge = 525 V; MH54: Ugc = 55V; U, = 04V L < 1,6 mA
Short - circuit output current Kurzschlussausgangsstrom
Ucc = 525V —los 18...55 mA
Uec = 55V MHS54 .. —los 20 ...55 mA
Supply current Stromaufnahme MH .. 150 lce < 68 mA
Uce = 525 V; MH54: Uge = 55V; Uiy = 45V MH.. 151 lce < 48 mA
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
Uc =5V, da = +25°C, N = 10
MH..150 tpHL teLy
Propagation delay time Signal-Laufzeit
from input A, B, C, D to output W von Eingang A, B, C, D auf Ausgang W 14 < 33 20 < 35 ns
from input S to output W von Eingang S auf Ausgang W 15 < 30 18 < 24 ns
from input Eg thru Ej5 to output W von Eingang Ep bis Eis auf Ausgang W 8 <14 14 < 20 ns
MH.. 151
from input A, B, C to output Y von Eingang A, B, C auf Ausgang Y 19 < 38 21 < 38 ns
from input A, B, C to output W von Eingang A, B, C auf Ausgang W 14 =30 14 <26 ns
from input S to output Y von Eingang S ouf Ausgang Y 20 < 33 22 <33 ns
from input S to output W von Eingang S auf Ausgang W 15 <23 14 <21 ns
from input Dyp thru D7 to output Y von Eingang Dy bis D7 auf Ausgang Y 16 < 27 16 < 20 ns
from input Dy thru D7 to output W von Eingang Dy bis Dy auf Ausgang W 8 <14 1 <14 ns
MH.. 150 MH. . 151
TRUTH TABLE = LOGISCHES VERHALTEN
s el il 5
INPUTS o EINGANGE £3
32
DCBA S EE EzE EeEs Eg B Ey B EwEysEraEnsErEis | W
XXXX H XXX XXXXXXXXXXXZXX H
LLLL L L XXX3XXXX3MXXXXXXXX H
LLLL L HXXXXXXXXXXXXXXX| L
LLLEH L XL XXX XXXXXXXXXXX H
LLLH L XHXXXXXXXXXXXXXX L
LLHL L X XL XXXXXXXXXXXXX H
LLHL L XX HXXXXXXXXXXXXX L TRUTH TABLE ® LOGISCHES VERHALTEN
LLHH L XX XL XXXXXXXXXXXX H
LEHH L XX XHXXXXXXXXXXXX L INPUTS & EINGANGE isﬁs&rs
; X X XX H TR
tﬂttt:i::;;:ii:ix:xxi L £ e & .5 Dv 0 0p Dy DiCes D ORIl W
LHLH L XX XXXLXXXXXXXXXX H X X X H X X x X X x x X L H
LHLH L %X XXXHXXXXXXXXXX L L L L L L X X X X x X X L H
X
LRNL L XXXXXXMXXKXXXXXK| L bbb KX X X X X X X |H L
LHHH L XXX XXXXLXXXXXXXX| H L L H L X L X X X % X XIiL H
LHHH L XXXXXXXHXXXXXXXX L L L H L XHXXXNXKEHL
XXXXXXLXXXXXXX ,
:tt:_t::xxxxxxnxxxxxxx v b Mok kX o F X X o X L K
HLLH L XXXXXXXXXLXXXXXX]| H L H L L X X H X X % X X H L
HLLH L XX XXXXXXXHXXXXXX L L H H L X X X t X %X X X |{L H
HLHL L XXXXXXXXXXLXXXXX| H L H H L X X X H x % x x|n
HLHL L XX XXXXXXXXHXXXXX L
HLHH L %X XXXXXXXXXLXXXZX H L X X %X X L %X x x|L H
HLHH L X XXXXXXXXXXHXXXX L H L L L X xXx X X H X X X H L
HHLL L %XXXXXXXXXXXXLXXX| H H L H L X x X %x % L x x|t #
MHLh L RAXXXXXXXXXXXLAX| W MOLOHOLoX X X X X HoX X|noL
HHLH L %XXXXXXXXXXXXXHXX L H H L L X %X X X X %X L X |L H
HHHLLXKXXX!!I!X:;::I;‘: :I H H L L X X X X X X H X |H v
XX XXXXXX
gnnhtiixxxxxxxxxxxxan. H H.o® o4 L X % X X a8 X Lyl M
HHHH L XX XXXXXXXXXXXXXH L H H H L X X X X X X X H[H L

H — high level & High-Zustond
L — low level o Low-Zustond
X = high or low level — jor lunction is not zonclusive
High- oder Low-Zustand — Fir Fuaklion ist nicht entscheidend




MH .. 154

LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL MSI @® LOGISCHE INTEGRIERTE

SCHALTKREISE TTL MSI

BCD-TO-ONE OF SIXTEN DECODER AND DEMULTIPLEXER @ 4-BIT-
BINAR DEKODER / DEMULTIPLEXER

ELECTRICAL CHARACTERISTICS o KENNDATEN MH74: 3, = 0... +70 °C
MH84: 3, =-25..., +85 °C
MHS4: 8 =-55... +125°C
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
each input pro Eingang
Uec = 525 V; MH54: Uge = 55V; Uy = 24V lrx < 40 uA
Ucc = 525 V; MHS4: Uce =55V; Uiy =55V I <1 mA
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
each input pro Eingang
Ucc = 525V; MH54: Uge = 55V; Ui =04V
U = 24V ~liL <16 mA
Short - cireuit output current Kurzschlussausgangsstrom
Uge = 525V, Uig = 45V —lgs 18...57 mA
Uec =55V, Uwg =45V MH54154 —los 20...55 mA
Supply current Stromaufnahme
Uce = 525V lec < 56 mA
Uee = 55V MH54154 lec < 49 mA
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN: Ucc =5V, 8 = 425°C, N = 10
Propagation delay time, Signal-Laufzeit
from input A, B, C, D to output von Eingang A, B, D auf Aus-
through three levels of logic gang lber drei Gatterebenen tpHL 19 <33 ns
teLy 21 <36 ns
from each input G1, G2 von Eingdngen G1, G2
to output auf Ausgang teuL 15 <27 ns
trLy 17 <30 ns
TRUTH TABLE ® LOGISCHES VERHALTEN
INPUTS OUTFUTS
EINGANGE AUSGANGE
GiIG2ABCD[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 18 15
LLLLLLILHHHHHHHHHHHHHHEH
LLHLLLHL HHHHHHHHHHHHBHDIE
LLLHLLIHHLHHHHHHHHHHHHEH
LLHHLLMHHHLHHHHHHHHHEHHMHH
LLLLHLHHHHLHHHHHHHHMHMHH
LLHLHLMHHHHHLHHHHHHHHEHEH
LLLHHLMHHHHHHLHHHHHHHHMH
LLHHHLIHHHHHHHLHHHHHHHEH
LLLLLHHHHHHHHHLHHHHHEHEE
LLHLLHHHHHHHHHHLHHHHHEH
LLLHLHHHHHHHHHHBHL HHHHH
LLHHLHHHHHHHHHHHHLHHHH
LLLLHHHHHHHHHHHHBHHLHEHEH
LLHLHHHHHHHHHHHHHHHLHEH
LLLHHHHHHHHHHHHHHHHHLEH
LLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
LHXXXXHHHHHHHHHHHBHHEHEHEH
HLXXXXHHHHHHHHHHHHHHHH
HHXXXXI[HHHHHHHHHHHHBHHHEH
H = high level w High-Zustand
L = low ievel & Low.Zusiond
X — high or low level - ar function is not concluive
High- oder Low-Zustand — #ir Funkbon ist nicht entscheidend
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LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL MS! @ LOGISCHE INTEGRIERTE MH.. 192
SCHALTKREISE TTL MSI MH.. 193

SYNCHRONOUS 4-BIT REVERSIBLE COUNTER @® SYNCHRONER
VORWARTS-RUCKWARTS-ZAHLER

Recommended working conditions: e Empfohlene Arbeitsbedingungen:

Count frequency Z&hlfrequenz maximale feount 0..:25 MHz
Width of any input pulse Taktimpulsdauer tpw > 20 ns
Data setup time Vorbereitungszeit tsetup > 20 ns
Data hold time Haltezeit thotd >0 ns
CHARACTERISTIC DATA o KENNDATEN MH74: 8, = 0... +70 °C
MH84: 9, =-25... +85 °C
MH54: #; =-55... +125°C
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
Uee = 525V; MHS54: Uge = 55V; Uiy = 25V i < 40 uA
Ucc = 525 V; MH54: Ucc = 55V; Uy = 55V lin <1 mA
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
Uecc = 525V; MH54: U = 55V; Uy = 04V —lre =16 mA
Short - circuit output current Kurzschlussausgangsstrom
Uee = 525 V —los 18 .. » 65 mA
MH54: Uge = 55V —los 20 o 5 63 mA
Supply current . Stromaufnahme
Uece = 525 V lce - 102 mA
MH54: Upe = 55V lee = 89 mA
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
Uec =5V, To = +25°C, N =10, C. = 15 pF, R = 400 2
Propagation delay time Signal-Laufzeit tpLr teae
from input COUNT UP CU to von Eingang TAKT VORWARTS CU
output CARRY CA auf Ausgang POSIT, UBERTRAG CA < 26 <24 ns
from input COUNT DOWN CD to von Eingong TAKT RUCKWARTS CD
output BORROW BO auf Ausgang NEGAT. UBERTRAG BO <24 <24 ns
from each input EITHER COUNT von jeden Eingang TAKT CD oder CU
CD or CU to output Q auf Ausgang Q@ < 38 < 47 ns
from input PRESET A, B, C or D von DATENEINGANG A, B, C oder D
to output Q auf Ausgang Q < 40 < 40 ns
from input CLEAR R von ROCKSTELLEINGANG R
to output Q auf Ausgang Q - < 35 ns

TRUTH TABLE . LOGISCHES VERHALTEN

SONT WP
=z TAKT WORWARTS
z
o =] QUTPUTS LEVEL T
= = e 2 2 * Ausgangse SOUMT DOWM
ol g mas z 3 = g Zustond TAKT RUCKWARTS
SE> % 3iE 3:f
D25 £8% 028 o2 2
Llevel adjusti
H X X % :_;:,.E::;g .“l-’i:uand' MH74192
L L % % g:::n::::l‘:l‘;‘:ﬂ]
{oynche.)
L H H H iS4 s 'NT_iP— .
L H + H count up + Yorwartaurahien L ieTs
L H H + count down - Ruckwartizchlen R—
COUNT

H — high level @ High-Zustand

L ~ low fevel @ Low-Zustand

X — Trrelevont level o beliebiger Eingangszustond,

1 — clock impuis, change from low on high Jevel J
Taktimpuls, Anderung yon Low- auf High-Zustand MH74193

DOWN
© TAKT RUOCKWARTS




LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL LSI @ LOGISCHE INTEGRIERTE SURVEY
SCHALTKREISE TTL LSI UBERSICHT
BIPOLAR MEMORY @ BIPOLARE SPEICHER
T Outline
e Feature Art HEsnes
Typ Abmessungen
MH7489 Bipolar 64-bit memory RAM organi- Bipolarer 64 - Bit-Schreib-Lese-Spei- 10-14
zed as 16 words of four bits each, cher mit einer Kapazitdt von 16
with positive logic, diode-clamped Woértern zu je 4 Bit, mit positive
and buffered inputs. The comple- Logik, Eingangs-Klemmdioden und
ment of the information which has getrennten Eingéngen. Der Spei-
been written into the memory is cherinhalt wird beim Lesen nicht
mondestructively read out. geldscht.
MH74188 Bipolar high-speed 256-bit program- Bipolarer schneller programmierba- 10-14
mable read-only memory organized rer 256-bit-Festwertspeicher mit ei-
as 32 words of eight bits each, with ner Kapazitdt von 32 Wértern zu je
diode-clamped inputs. 8-Bit, mit Eingangs - Klemmdioden.
MH745201 Bipolar Schottky - clamped  high- Bipolarer schneller 256-Bit-Schottky- 10-14
speed 256-bit memory RAM orga- Schreib-Lesespeicher mit einer Ka-
nized as 16 lines and 16 columns. pazitdtserganisation auf bis 16 Zei-
len und 16 Rubrik.
MAXIMUM RATINGS o GRENZDATEN il ik,
Supply voltage Betriebsspannung Uec 0 +7 Vv
Input voltage Eingangsspannung U +55 v
Input current Eingangsstrom MH7489 I —12 mA
Qutput voltage Ausgangsspannung MH7489  Uon 0 +5.5 v
Qutput current Ausgangsstrom MH74188 loc 12 mA
Recommended working voltage Empfohlene Betriebsspannung Uce 4,75 5,25 v
Operating temperature range Betriebstemperatur da 0 +70 'C
Storage temperature Lagertemperatur dstg —55 +155 °C
RECOMMENDED WORKING CONDITIONS e EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE
Power dissipation Leistungsverbrauch
MH7489 P 400 mW
MH745201 P 500 mW
STATIC DATA e STATISCHE KENNDATEN
Input voltage — H level Eingangsspannung — H-Zustand Ure > 2 Vv
Input voltage — L level Eingangsspannung — L-Zustand Uir <08 Vv
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung
Ucc = 475V, Ir = —12 mA -Up <15 Vv
Ucc = 475V, If = —18 mA MH745201 —Up <12 Vv

MH7489

e

5]
n—o @
s - (@
15 8 —
e 5
= TR
o-4b 0
ss—qv4
MH745201
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LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL LSI @ LOGISCHE INTEGRIERTE MH7489
SCHALTKREISE TTL LSI

BIPOLAR 64-BIT MEMORY RAM @ BIPOLARER 64-BIT-SPEICHER RAM

o | — i
,:‘:i‘] = R =
= e Q4
(8
11
l. controlled decoder of address lines @ geregelter Dekoder von Zeilenadresse B‘z S |
Il. matrix of memory cells o Speicherzellenmatrix 83_..7'____ —
. input and output data unit e Eingangs- und Ausgangsdatenblock W . -
RECOMMENDED WORKING CONDITIONS o EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE
Width of write - enable pulse Schreibfreigabeimpulsdauer tw 2 40 ns
Setup time, data input Vorbereitungszeit von Eingéngen
D1, D2, D3, D4 with D1, D2, D3, DA
respect to write enable W tsetup z 40 ns
Hold time, data input Haltezeit on Eingéingen
D1, D2, D3, D4 with D1, D2, D3, D4
respect to write enable W thotd z5 ns
Select input A, B, C, D setup time  Vorbereitungszeit an Eingéngen
with respect to write enable A, B C D tsetup =0 ns
Select input A, B, C, D hold time Haltezeit an Eingéingen
after writing A B C D thotd z3 ns
STATIC DATA e KENNDATEN % = 0°C, +25°C, +70°C
Qutput current — H level Ausgangsstrom — H-Zustand
Ucec =475V, Uig =2V, Upg =55V, Uy =08V lon <20 pr
Qutput voltage — L level Ausgangsspannung — L-Zustand
Uce = 475V, Uy =2V, UL =08V, lor = 16 mA UoL < 0,45 \'
Uee =475V, Uy =2V, U =08V, lor = 12 mA UoL < 0,4 Vv
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
Uee =525V, Uiy =24V, U =0V iy < 40 uA
Uec =525V, Uir =55V, U =0V l1H <1 mA
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
Uce =525V, Ui =04V, Ui = 45V =i . <16 mA
Supply current Stromaufnahme
Uee = 525V lee < 105 mA
DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN
Uec =5V, 8¢ = +25°C, C. = 30 pF, Rrr = 300 Q, Rrz = 600 Q.
Selection time Adressierungszeit tavgy < 60 ns
Memory enable time Speicher-Freigabezeit tsLor < 50 ns
_ tsLoH < 50 ns
Time duration of writing pulse Schreiberholzeit twiwH < 40 ns
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MH74188 LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL LSI @® LOGISCHE INTEGRIERTE
SCHALTKREISE TTL LSI

BIPOLAR 256-BIT MEMORY PROM @ BIPOLARE 256-BIT SPEICHER PROM

I. controlled decoder of binary inputs e geregelter Dekoder von Bindreingdngen Yy
Il. memory matrix 32 X 8 bit e Speichermatrix 32 x 8 bit ;’;
lll. output amplifiers unit e Ausgangsverstdrkerblock :F‘
v
Yo
STATIC DATA e KENNDATEN d2 = 0°C, +25°C, +70°C
Output current — H level Ausgangsstrom — H-Zustand
Uee =475V, Uy =2V, Ugyr =55V, U = 08V lon < 100 uh
QOutput voltage — L level Ausgangsspannung — L-Zustand
Ucc =475V, Uiy =2V, Ui, =08V, lor = 12 mA UoL < 0,45 v
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
Ucc = 525V, Uiy = 55V iy <1 mA
Uec =525V, Uiy = 24V lrer < 40 uh
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
Ucc = 525V, Ui = 04V —l1 <1 mA
Supply current — H level Stromaufnahme — H-Zustand
Uee =525V, Uig =45V lecH < 80 mA
Supply current — L level Stromaufnahme — L-Zustand
Uec =525V, Uig = 45V, UL =0V lect <110 mA
DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN
Uge =5V, #a = 4+25°C, Cp = 30 pF, Rr;r = 400 2, Rr2 = 600 Q.
Propagation delay time Signal-Laufzeit tery teaL
from input enable V to any von Eingang V auf beliebiger
output Ausgang < 50 < 50 ns
from input A, B, C, D, E to von Eingang A, B, C, D, E auf
any output beliebiger Ausgang < 50 < 50 ns
RECOMMENDED CONDITIONS FOR PROGRAMMING ¢ EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE FUR PROGRAMMIERUNG
Supply voltage range Betriebsspannungsbereich min. nom. M
steady state stationdrer Zustand Uccr 0 5 55 v
program pulse Programmierungsimpuls Ucez 9 10 1 Vv
Input voltage Eingangsspannung
L level L-Zustand Urg —0,5 +0,5 v
H level H-Zustand Uiy 24 5 v
Output conditions for programming  Ausgangsbedingungen fiir Program-
to H level mierung auf H-Zustand Uo —0,6 -0,7 —0,8 v
Duration of programming pulse Programmierungserholzeit tw = 700 ms
Ambient temperature Umgebungstemperatur da 0 +75 L o

43



LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL LSI @® LOGISCHE INTEGRIERTE

SCHALTKREISE TTL LSi

MH74S201

BIPOLAR SCHOTTKY 256-BIT MEMORY RAM @ BIPOLARER 256-BIT-
SCHOTTKY-SPEICHER RAM

l. line decoder Zeilendekoder D o]
Il. column decoder Rubrikdekoder ;;:
l. memory matrix 16 X 16 Speichermatrix 16 X 16 ]
IV. output amplifier unit Ausgangsverstérkerblock A LY
pam
H—
Dlo—i
W o—od S
L= v
RECOMMENDED WORKING CONDITIONS ¢ EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE
Supply voltage range Betriebsspannungsbereich 4,75 2 Uge =525 Vv
Input voltage — L level Eingangsspannung — L-Zustand -05 =Un =08 v
H leve! H-Zustand 20 = Uiy =55 Vv
Operating temperature Betriebstemperatur 0 = 9 =70 c
Width of write - enable pulse Schreibfreigabeimpulsdauer tw 2 65 ns
Setup time, data input A, B ... H Vorbereitungszeit an
with respect to write enable Eingédngen A, B ... H tserup 2 65 ns
input W
Hold time, data input A, B... H Haltezeit an Eingdngen
with respect to write enable A,B...H thold z0 ns
input W
STATIC DATA e KENNDATEN Ya = 0...+70°C
Output voltage — L level Ausgangsspannung — L-Zustand
Uce =475V, Uig =2V, Ui, =09V, lor = 16 mA Uoz < 0,45 Vv
Output voltage — H level Ausgangsspannung — H-Zustand
Ucc =475V, Uiy =2V, Ur =08V, log = —10,3 mA Uon > 24 v
Output current for high Ausgangsstrom fiir den Zustand
impedance level der hohen Impedanz
Uec =525V, Uiy =2V, UL =08V, Ugp =24V lozy < 40 uA
Ucc =525V, Uiy =2V, UL =08V, Up =04V —lozL < 40 uA
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
Ucc = 525V, Uig =55V 5973 <1 mA
Uce = 525V, Uiy = 24V 1y 40 uh
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
Uec =525V, Ur =05V —lre < 250 uh
Short-circuit output current Kurzschlussausgangsstrom
Ucec =525V ~los 30...100 mA
Supply current Stromaufnahme
Uge = 525V lco < 140 mA
DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN da = 4+25°C
Propagation delay time Signal-Laufzeit
to output at access time auf Ausgang beim Auslésen tpiH < 65 ns
from response inputs iber Widergabeeingdnge tpHL < 65 ns
Access time across enable Zugriffszeit tber
inputs V Eingéinge V tzy < 30 ns
tzr < 30 ns
Recovery time after writing Schreiberholzeit tzu < 40 ns
tzr < 40 ns
Output disable time on high Notwendige Zeit fiir Ubergang nach
impedance level at disabling Zustand der hohen Impedanz bei
across enable inputs V Verriegelung {iber Eingéinge V tuz <20 ns
across write input W iiber Schreibeingang W trz <20 ns
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SCHOTTKY-CLAMPED TTL LOGIC INTEGRATED CIRCUITS

SURVEY

BERSICHT
SCHOTTKY LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL UBERSICH
Type Logical function Outlines
Typ Feature Art Log. Funktion Abmessungen
MH74500 MH84S00 MH54500  Quadruple 2 - input Vier NAND - Gatter mit .

positive gate NAND je zwei Eingangen Y = AB 1013
MH74503  MHB84503  MH54503 Quadruple 2 - input Vier NAND - Gatter mit

positive gate NAND je zwei Eingéingen .

with open collector und offenem Kollektor Y = AB 1013

outputs
MH74504 MH84504  MH54504 Hex inverters Sechsfach Inverter Y = A 1013
MH74510 MH84510  MHS54510  Triple 3 - input positive Drei NAND-Gatter mit je .

gate NAND drei Eingéingen Y = ABC 1013
MH74520 MH84520 MH54520 Dual 4 - input positive Zwei NAND-Gatter mit .

gate NAND je vier Eingdngen Y = ABCD 1013
MH7437 MH8437 MH5437 Quadruple 2 - input Vier NAND - Leistungs-

positive NAND Eotter mit je zwei .

buffer ingdngen Y = AB 1013
MH7438 MHB8438 MH5438 Quadruple 2 - input Vier NAND - Leistungs-

positive NAND buffer gatter mit je zwei

with open collector Eingéngen und offe- )

outputs nem Kollektor Y = AB 1013
MH74540 MHB4540 MHS54540 Dual 4 - input positive Zwei NAND-Leistungs-

NAND buffer gatter mit je vier Ein- o

gtingen Y = ABCD 1013

MH7451 MH8451 MH5451 Dual positive Zwei positive .

AND-OR-INVERT gate AND-OR-INVERT Gotter Y = AB 4 CD 1013
MH74564 MHB84564  MH54564  4-2-3-2 - input positive AND-NOR-Gatter mit 4, Y = ABCD -+ EF + 1013

AND-OR-INVERT gate 2, 3 und 2 Eingdngen T GHI £ K
MH74574 MH84574 MH54574 Dual D-type edge- Zwei D-Flipflop See truth table

triggered Flip - Flop Siehe log. Verhalten 1013
MH745112 MH845112 MH545112  Retriggerable mano- Zwei negativ flankenge-

stable J-K multivibra- triggerte JK-Flipflops mit

tors with clear and Preset- und Clear - Ein-

preset gang 10 14

For the improvement of the dynamic feature are used at all types of integrated circuits of MH745. . series a Schottky desaturation
diodes. For the raising of reliability are used at all inputs a clam ping diodes.

Fiir die Verbesserung von dynamischen Eigenschaften sind zu beniitzen bei allen Typen von integrierten Schaltkreisen die

Schottky-Desaturation-Dioden. Fiir die Erh8hung der Zuverldssigkeit sind alle Eingéinge mit Klemmdioden beschaffen.

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN MH745 MH845 MH545S
Supply voltage Betriebsspannung Uec  max +7 +7 A
Input voltage Eingangsspannung U; min—max —0,5...45,5 —0,5...+55 —-0,5...4+55 v
Qutput voltage Ausgangsspannung ') Uor  max +7 +7 v
OQutput current Ausgangsstrom 1) loc max +2 +2 mA
Voltage between Spannungen zwischen
emittors Emittoren Uee max +5,5 +5,5 +5,5 Vv
Operating temperature
range Betriebstemperatur fta max 0...+70 —-25...+85 =55... 4125 °*C
Storage temperature tsig max —55...4+155 —55...+155 —55...+155 °C
) Valid only for MH.. 503, ..538 e Giiltig nur fiir MH .. 503, ..S538
- Yo —r U - Uee U Uee:
NG ] A ]  A[D n i2) m
B [ 3] v 2 3] 8 [07 o . [Ble 13] i3]
v @3 2] 7] 2] @ % R 1 2 )
L D O { m ]
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MH..S00, ..S03 MH .. S04 MH..S10 MH..S37, ..538

45



RECOMMENDED WORKING CONDITIONS e EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE
MH74S.. MHg4S .. MH54S..
Recommended working Empfohlene
voltage Betriebspannung Ucc 4,75...525 4,75...5,25 4.5.....55 v
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung
Uee = 4,75V, Uy = =18 mA —Up <12 <12 - Vv
Uee = 45V, Ur = -—18 mA —Up - - < 1,2 \'
Fan-out from each gate Ausgangsfécher pro Gatter Ng Ny
MH..S00, ..S10, ..S20 mox. 10 max. 20
MH.. 503 max. 15
MH..S40 max. 10 max. 20
MH..574 max. 10 max. 20
DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN
Propagation deloy time Signal-Laufzeit tpLy trHL
Ugc =5V, U =27V, % =25°C, C. = 15pF, R, = 280 @
MH..S00, ..S04, ..S10, ..S520 2...45 2...50 ns
MH.. 503 2...7.5 2...70 ns
MH.. S40 2...65 2:.:6.5 ns
Uee =5V, U =27V, 8, =25°C,Cr = 50 pF, RL =93 Q
MH .. 564 2...55 2...55 ns
STATIC DATA e STATISCHE KENNDATEN
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand Uiy >2 v
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand Urs <08 Vv
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand
MH74S.., MHB84S.. Uony > 2,7 Vv
MH54S .. Uos > 25 v
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand Uor <05 v
Short-circuit output current Kurzschlussausgangsstrom —los 40 ... 100 mA
MH..S37, .. 5S40 —lgs 50...225 mA
8 [02 o a A E o— | - Al 1 T E R g2—p | T ] ?R
o P » = & B B> o[ [ 13] - [
BB egu @ B AT o ] S ) B
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ofs] @ - 0] o 5] % sl 0] ™ 0] oY= = R P %
‘f@ 2 @ ‘.’@gj__ :-—-03@ @ﬂ‘l @ 3@11———»a :@
2 10— os—lgo! - 0—ds p—08 ]
7] @) o7} 2 o8] f7} o— o8] Y 7| n—dr 2 o8] .3
R ok L ol
MH.. 5S40 MH .. S51 MH.. S64 MH.. 574 MH .. 5112



MH..S00 MH..S20 MH..SH1 SCHOTTKY-CLAMPED TTL LOGIC INTEGRATED CIRCUITS
MH..S03 MH..S37 SCHOTTKY LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL
MH..S04 MH..S38
MH..S10 MH.. S40
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: MH745.. : & = 0°C, +25°C, +70°C
MHB84S.. : #; = —25°C, +25°C, +85°C
MH545.. : 3% = =55°C, +25°C, +125°C
Input voltage — H level Eingangsspannung — H-Zustand
Uge = 4,75 V; MH545: Uge = 4, Urn > 20 v
Input voltage — L level Eingangsspannung — L-Zustand
Uge = 4,75 V; MHS4S: Uge = 45 V Urr <08 Vv
Output voltage — H level Ausgangsspannung -~ H-Zustand
Ucc = 475V; MH545: Ugc = 45V; Ui =08V, Uiy = 45V
log = -1 mA (beside — ausser MH ., S03, .. 538) Uon > 2,7 v
MH54S: Uon >2,5 v
log = -3 mA MH.. 5837 Uor > 2,7 v
MH54537, .. 540 Uon >25 v
Qutput voltage — L level Ausgangsspannung — L-Zustand
Uce = 4,75 V; MH545: Uge = 45 V; Uiy =2V
lor = 20 mA UoL <0,5 \
lor = 60 mA MH54537, ..538, ..540 Uor, <05 Vv
Output current — H level Ausgangsstrom — H-Zustand
Ucc = 475 V; MH54S: Uce = 45 V; Us = 08 V
Uog =55V, Ump =45V (only — nur MH .. 503, ..538) lou < 250 uA
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
each input pro Eingang
Uec = 525 V; MH545: Uge = 55V; Uiy =55V, U =0V l1e <1 mA
Ucc = 525 V; MH54S: Ugc = 55V; U =27V, U =0V g <50 phA
Uee = 525V; MH545: Ugc = 55V; Uw =27V, U =0V
MH54837, ..S538, ..540 lrer < 100 uh
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
Uge = 525 V; MH545: Ucc = 55V; U =05V, Uy = 45V -l <2 mA
Ucc = 525V; MH545: Ucc =55V; U =05V, Uig =45V
MH54537, ..S38, ..S540 —l <4 mA
Short-circuit output current Kurzschlussausgangsstrom
Uege = 525V; MH545: Uge =55V, Ui =0
(beside — ausser MH .. 503, ..538) —los 40 . .. 100 mA
MH54537, ..S40 —los 50...225 mA
Supply current — H level Stromaufnahme — H-Zustand
Uee = 525 V; MH54S: Ugc = 55V, UL =0V MH.. S00 leccw <16 mA
MH.. 503 lcen <132 mA
MH .. S04 lecw <24 mA
MH..S10 lgcu <12 mA
MH..S20 lccr <8 mA
MH..S837, ..S38 lcon < 36 mA
H..S540 lcey <18 mA
MH..S51 lccH <17.8 mA
Supply current — L level Stromaufnahme — L-Zustand
Ucec = 525 V; MH545: Uge = 55V; Ur =45V
MH..S00, ..S03 lecr < 36 mA
MH .. S04 lect < 54 mA
MH..S10 lccr <27 mA
MH..520 lect <18 mA
MH..S37, ..S38 lcct <80 mA
MH..S40 lcer < 44 mA
MH.. 551 lcor < 22 mA
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
Uc =5V, 8 =25°C, CL = 15pF, Rt =280 2, Uy =27V
Propagation delay time Signal Laufzeit
MH .. S00, S04, S10, ..S20 teLn 2. 4,5 ns
MH..S00, S04, S10, ..S20 tpHL 2. 5,0 ns
MH..S03 triu 2. 7.5 ns
MH.. 503 truL 2, 7.0 ns
Uec =5V, 8, =25°C, CL =50pF, R =93 Q,Uig =27V
MH .. 551 trru 2. 55 ns
MH.. 551 trPHL 2...55 ns
MH.. S40 trLy R 6,5 ns
MH.. S40 teHL 2. 6,5 ns
Uc =5V, 8 =25°C, CL = 15pF, Rt =93 2, Ugn =27V
triy <65 ns
MH.. 537 teHL <65 ns
trLu <10 ns
MH..S38 tPHL <10 ns
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SCHOTTKY-CLAMPED TTL LOGIC INTEGRATED CIRCUITS MH..S64
SCHOTTKY LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL

4 -2-3-2INPUT POSITIVE AND-OR-INVERT GATE ® AND-NOR-GATTER MIT 4, 2, 3 UND 2 EINGANGEN

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: MH74564: 3, = 0°C, +25°C, +70°C
MHB4S64: 5, = =25°C, +25°C, +85°C
MH54564: #; = -55°C, +25°C, +125°C
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand
Ucc = 4,75 V; MH54S: Uge = 45V Uy > 20 \'
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand
Uce = 475 V; MH545: Ugec = 45V Ut <08 V'
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand
Uec = 4,75 V; MH545: Uge = 45V
Ui =45V, Ui = 08V, log = —1 mA MH74S, MHB84S Uon > 27 Vv
MH545 Uon > 2,5 v
Qutput voltage — level L Ausgangsspannung = L-Zustand
Ucc = 475V; MH545: Uce = 45V
U =20V, lor = 20 mA MH74S, MHB84S8 UoL <05 Vv
MH54S Uor <05 Vv
[nput current — level H Eingangsstrom — H-Zustand
Uce = 525V; MH545: Ucc = 55V
U =55V, Ur =0V lig <1 mA
Ui =27V, U =0V I < 50 uh
Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand
Ucc = 525V; MH54S: Uge = 55V
Uiy = 45V, U =05V =l <2 mA
Short-circuit output current Kurzschlussausgangsstrom
Ucc = 525V; MH545: Uge = 55V
Ur =0V ~los 40...100 mA
Supply current — level H Stromaufnahme — H-Zustand
Uege = 525 V; MH545: Uge = 55V
U =0V lcen < 12,5 mA
Supply current — level L Stromaufnahme — L-Zustand
Ucc = 525V; MH54S: Uge = 55V
U = A5V, U =0V lecL < 16 mA
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
Uce = 5V, da = 25°C, Cr = 15 pF, RL = 280 Q
Propagation delay time Signal Laufzeit
on level H nach H-Zustand ' tPLH 2...55 ns
on level L nach L-Zustand teHL - L ns




MH .. S74

SCHOTTKY-CLAMPED TTL LOGIC INTEGRATED CIRCUITS
SCHOTTKY LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL

CHARACTERISTIC DATA:

Input voltage — H level
Uge = 4,75 V; MH54S: Uge

Input voltage — L level
Uec = 4,75 V; MH54S: Ucc

Qutput voltage — H level
Uege = 4,75 V; MH54S: Uge
log = =1 mA, Uiy =2V

=4

Output voltage — L level
Uce = 4,75 V; MH54S: Ucce
lor = 20 mA, Upp = 08V

Input current for max.
input voltage
each input
Uge = 5,25 V; MH54S: Uge =

Input current — H level
Uce = 5,25 V; MH545: Uge =
input D
input CLEAR
input PRESET
input CLOCK

Input current — L level

=4J

KENNDATEN:

Eingangsspannung — H-Zustand
v

Eingangsspannung — L-Zustand
Vv

Ausgangsspannung — H-Zustand
S5V; U =08V
MH74574, MH84S74
MH54574

Ausgangsspannung — L-Zustand
5V; Um =2V

Eingangsstrom fiir max.
Eingangsspannung
pro Eingang

55ViUmr = 55V, U =0V, U; =45V

Eingangsstrom — H-Zustand

55V; Ui =27V, Up=0V,U; =45V

Eingang D
Riickstelleingang
Dateneingang
Takteingang

Eingangsstrom — L-Zustand

Uee = 525 V; MH54S: Uge =55V; Uiz = 05V, Uy =45V, Ur=0V

input D

input CLEAR
input PRESET
input CLOCK

Short-circuit output current

Ugc = 525 V; MH54S: Uge =55 V; U

Supply current

Eingang D
Riickstelleingang
Dateneingang
Takteingang

Kurzschlussausgangsstrom
OV, Uig =45V

Stromaufnahme

Uge = 525 V; MH545: Uge =55 V; Uig = 45V, U =0V

DYNAMIC DATA:
Uec =5V, % = +25°C, N

Propagation delay time
from input PRESET or CLEAR

to output Q or Q
from input PRESET or CLEAR

to output Q or Q
clock on H level
clock on L level

from input CLOCK
to output Q or Q

Maximum clock frequency

TRUTH TABLE ¢ LOGISCHES VERHALTEN

=10, Cg

DYNAMISCHE KENNDATEN:
15 pF, Ry = 280 Q

Signal-Laufzeit
von Daten- oder Riickstell-Eingang
auf Ausgang Q oder Q

von Daten- oder Riickstell-Eingang
auf Ausgang Q oder Q
Takteingang auf H-Zustand
Takteingang auf L-Zustand

von Takteingang auf Ausgang
Q oder Q

Maximale Z&hlfrequenz

INPUTS @ EINGANG OUTPUT
PRESET CLEAR cLock ) AUSGANG
Doten- Rickstell- Takt- ) a

eingang eingang eingang
asynchronous mode ® Asynchronregime
L H X X H L
H L X X L H
L L X X H* H*
synchronous mode @ Synchronregime
H H t H H L
H H 1 L L H
H H level ® H-Zustand L L level ® L-Zustand

X high or low level — for function Is not conclusive
High- oder Low-Zustand — fiir Funktion ist nicht entscheidend

t change from low to high level @ ZXAnder

ungen von Low- auf High-Zustand

*  this state is not steady ® Dieser Zustand ist nicht stabil.

MH74574: &,
MH84574: i,
MH54574: 8,

Ury

U

Uox
Uon

UoL

lry

lrer
lrer
brar
iy

_.lL
—Ig
_fL
—Ir

—los

lec

teLy

teaL
tPHL

tron
trPHL

fmax

I n

0°C,
—25°C,
—55°C,

+25°C, +70°C
+25°C, +85°C

+25°C,
> 2,0

< 0,8

> 2,7
> 25

<03

<1

< 50
< 150
< 100
< 100

AAAA
LI = b

. 100

< 50

<6

+125°C

ns

ns
ns

ns
ns

MHz
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SCHOTTKY-CLAMPED TTL LOGIC INTEGRATED CIRCUITS
SCHOTTKY LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL

MH..S112

DUAL J-K NEGATIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH PRESET AND CLEAR *
ZWEI NEGATIV FLANKENGETRIGGERTE J-K FLIPFLOPS MIT PRESET- UND CLEAR-EINGANG

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:

Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand
Ucc = 4,75 V; MH545: Uge = 45V

Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand
Uec = 475 V; MH545: Uge = 45V

Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand
Ucc = 4,75 V; MH54S5: Uge = 45V

Uig =2V, U =08V, log = -1 mA MH74S, MHB84S
MH54S
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand

Ucc = 4,75V; MH545: Uge = 45V
Uiy =2V, U =08V, lor = 20 mA

Input current for max. Eingangsstrom fir
input voltage max. Eingangsspannung
Uce 525 V; MH545: Uge = 55V
U =55V, Ur =0

Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand
Uece = 525 V; MHS54S: Uge = 55V
U =27V, Ur =0V, Uy = 45V

input J, K Eingang J, K
input CLOCK Takteingang
input CLEAR Riickstelleingang
input PRESET Dateneingang

Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand
Uee = 525 V; MH545: Uge = 55V
Ui = 45V, UL = 05V

input J, K Eingang 1, K
input CLOCK Takteingang
input CLEAR Riickstelleingang

input PRESET

Short-circuit output current Kurzschlussausgangsstrom

Ugec = 525 V; MH545: Uge = 55V
U = 45V, U =0V

Supply current Stromaufnahme
Ucc = 525V; MH545: Ugc = 55V
Uiy = 45V, Ui =0

Dateneingang

DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
Ucc = 5V, 8 = +25°C, C. = 15 pF, R, = 280 Q
Propagation delay time
from input PRESET or CLEAR

to output Q or Q
{clock on level H)
(clock on level L)
from input CLOCK to
output Q or Q

Signal-Laufzeit von Daten-
oder Riickstell-Eingang

nach Ausgang Q oder Q
(Takteingang in H-Zustand)
(Takteingang in L-Zustond)
von Takteingang nach
Ausgang Q oder Q

Maximum clock frequency Maximale Z&hlfrequenz

TRUTH TABLES ® LOGISCHES VERHALTEN
SYNCHRONOUS MODE @ SYNCHRON REGIME

INPUTS OUTPUTS
EINGANGE " AUSGANGE?Y

PRESET CLEAR ] K { Q a

Daten- Riickstell- |
Eingang Eingang

H H L L s s
H H H L H L
H H L H L H
H H H H s s
") Stote for jump in negative voltage on input CLOCK
Der Stand vor negativen Sp gssprung an Takteingang.

?) Stote after jump in negaotive voltage on Input CLOCK
Der Stand noch Beendigung des negoti Sp gs
sprunges am Takteingang.
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MH74S: 1,
MH84S5: #,
MH54S: 44

U

U

Uon
Ugi

UoL

721

lig
i
lin
i

=l
=i
-l
—lrL

—los

triy
teHL
teur

teri
teuL
fm nx

0°C, +25°C, +70°C

— —25°C, +25°C, +85°C
= =55°C, +25°C, +125°C
> 20 )
< 0,8 Vv
=27 v
> 2,59 \')
<05 Vv
<1 mA
<50 il
<100 A
< 100 uA
< 100 uA
< 1,6 mA
< 4 mA
<7 mA
<7 mA
40...100 mA
< 50 mA
I | ns
2...7 ns
2 7 ns
Lo | ns
o | ns
> 80 MHz

ASYNCHRONOUS MODE @ ASYNCHRONREGIME

INPUTS OUTPUTS
EINGANGE :AUSGRNGE
PRESET CLEAR J K ClOCK | @ a
Daoten- Rickstell- Takt-
Eingang Eingang Eingang
L H X X X H L
H L X X X L H
L L X X X H* H*

H-level ® H-Zustand

L-level @ L-Zustand

HorL level ® H- oder L-Zustand

Stote of output Q ofter the end of previons jump in
negative voltage on input CLOCK.

Der Stand des Ausgongs Q noch Beendigung des vorher-
gehenden negativen Spannungssprunges am Tokteingang.
* This state lost only in time, when both asynchronous
inputs are in level L

Dieser Stand dauert nur in der Zeit, wonn beide Asyn-
chroneinglinge in L-Zustand sind.
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MZ100 SERIES

LOGIC INTEGRATED CIRCUITS DTL FOR NUMERICAL CONTROL SYSTEMS

LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE DTL FUR NUMERISCHE
STEUERUNGS- UND REGELUNGSTECHNIK

Type Log. function Outlines
Typ Feature Art Log. Funktion Abmessungen
MZH 115 Quadruple 2-input positive NAND Vier NAND-Gatter mit je zwei Ein- X = AB 1014
gate with Y - input géingen und Y - Anschluss
MZH 145 Dual 5-input positive NAND power Zwei NAND-Leistungsgatter mit je X = ABCDE 014
gate with Y - input funf Eingéngen und Y - Anschluss
MZH 165 Quadruple MZ100 LSL-TTL level Vier MZ100-LSL-TTL Pegelumsetzer 1014
converter with open collector output mit offenem Kollektor und Y - An-
and Y - input schluss
{on level of MH74, MH54, MH34 (an Pegel der MH74, MH54, MH84
series) Serie)
MZH 185 Quadruple 2-input positive NAND- Vier NAND - Gatter mit je zwei Ein- 1013
Gatter with open collector output — gdngen und offenem Kollektor —
TTL-LSL level converter (on level TTL LSL - Pegelumsetzer (am Pegel
of MZ 100 series) der MZ 100 Serie)
MZJ 115 J- K - Master - Slave — flipflop with J - K - Master — Slave - Flipflop mit 1014
Y - inputs. Y - Anschliissen
MZK 105 Timing circuit with Y-input for Zeitglied mit Y-Anschluss fiir mono- 1014
monostable multivibrators, pulse stabile Kippstufe, Impulsverzdge-
delay, pulse reduction and delay rungs-, Impulsverkiirzungs- und Ein-
switch circuits schaltverzégerungsschaltungen
MAXIMUM RATINGS: GRENZDATEN:
Supply voltage Betriebsspannung Uee max 0...18 v
MZH 185 Uce max o SRS v
Input voltage Eingangsspannung Ur max 0 w18 v
MZH 185 Ur max 0: .53 Vv
Voltage on Y-lead Spannung am Knotenpunkt N Uy max =T... +06 v
Current of Y-lead Strom am Knotenpunkt N ly max —10... 420 mA
Operating temperature range  Betriebstemperaturbereich da max —25... +85 °C
Storage temperature range Lagertemperaturbereich Bstg max ~55 ... 4155 *C

1} All voltages valid with regard to common point, which is the lead Ne. 8, at type MZH 185 the lead No. 7.
Alle Spannungen gelten angesichts zum Nullpunkt, welcher die Ausfilhrung No. 8, beim Typ MZH 185 die Ausfiihrung No. 7 ist.

CHARACTERISTIC DATA:
Dissipation power on each gate Leistungsverbrauch pro Gatter

Noise margin
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LOGIC INTEGRATED CIRCUITS DTL e LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE DTL MZH115

GATES NAND e GATTER NAND MZH145
LEVEL CONVERTER e PEGELUMSETZER LSL-TTL MZH165
CHARACTERISTIC DATA o KENNDATEN MZH115 MZH145 MZH165
Ambient temperature Umgebungstemperatur Ba —25 ... +85 °C
Supply voltage Betriebsspannung Uce 11,4...135 135...17,0 Vv
Fan-out from each output Ausgangsfacher pro Gatter
level L L-Zustand Not max, 10 max. 30 mox. 10
level H H-Zustand Nou max. 100 max. 100
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand
Uee = 114V Urny > 75 >75 =75 V'
Uge = 135V Uy =75 > 7,5 =75 "
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand
Ugec = 11,4V Usr < 4,5 < 4,5 < 4,5 Vv
Uce = 135V Ur < 4,5 < 4,5 < 4,5 V)
Uec = 170 V Ur <45 <45 = v
Qutput voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand
Uce = 114V, Ui = 45V, —log = 0,1 mA Uon > 10 > 10 - Y]
Uec =135V, UL = 45V, —lgg = 0,1 mA Uon > 10 > 10 - A"
Uec =170V, Ui = 45V, —lgpg = 0,1 mA Uon > 12 > 12 = v
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand
Ugc =114V, Uig =75V, lor = 15 mA UoL < 1,7 -— - Vv
Uce =135V, Uiz = 7,5V, lor = 18 mA Uor <17 - = V-
Uecc =114V, Uigy = 7,5V, lor = 45 mA UoL — < 1,7 - Vv
Uee =135V, U =75V, lor = 54 mA Upr — < 1,7 —_— v
Uce = 114V, Uy = 725V, lgr = 20 mA UoL e - <04 v
Ugc =135V, Uig =75V, lor = 20 mA Uor - - < 0,4 v
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand
Uec =135V, U =17V s <10 <10 - uhA
Uge =17V, Uy =17V 10 < 1,0 <10 - uA
Ugc = 135V, Uy = 17V  Input ® Eingang 2, 5, 11, 14 lin — - <10 uA
Uee =17V, U;r =17V Input ® Eingang 2, 5, 11, 14 lier - - <10 uA
Uec = 135V, Uy =17V Input ® Eingang 1, 15 lra - — <20 uh
Uee =17V, Ur =17V Input ® Eingang 1, 15 lig — - <10 uhA
Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand
Uee =135V, Ur =17V —lir <15 <15 - mA
Uec =17V, Ur=17V =l <18 < 1,8 . mA
Uge = 135V, Ur = 1,7V Input ® Eingang 2, 5, 11, 14 =iz - — <15 mA
Uec =17V, Ur =17V Input ® Eingong 2, 5, 11, 14 =l — - <18 mA
Uec =135V, Ur =17V Input ® Eingang 1, 15 —lir - - <30 mA
Uee = 17V, Ur =17V Input ® Eingang 1, 15 =L - - < 3,6 mA
Short-circuit output current Kurzschlussausgangsstrom
Uce =135V, Ur=0V, % =25°C —los 10...50 10...50 — mA
Uec =17V, Ur =0V, 9% =25°C —lgs 15...60 15...60 - mA
Supply current — level H Stromaufnahme — H-Zustand
(full circuit)
Uge = 135V, Ur =0V lcen < 6,4 < 3,2 <18 mA
UCC = 17 V' Uf =0 v ICCH < 8,4 < 4.2 < 18 mA
Supply current — level L Stromaufnahme — L-Zustand
(full circuit)
Uec = 135V, Uy =135V lecr <120 <60 <24 mA
Uec =17V, Ur=17V lecL < 16,0 < 80 < 84 mA
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:  Ucc = 12V, Co = 10 pF, 92 = 25°C
Propagation delay time to Signal-Laufzeit beim Obergang
level H nach H-Zustand triH 90..310 90..310 < 300 ns
level L nach L-Zustand teHL 90..310 90..310 < 500 ns
Front time Anlaufzeit tr 200...570  200...570 = ns
Run-out time Auslaufzeit tj 70...210 70...210 - ns
Uea
6] MZH165
G(18) E’] TRUTH TABLE @ LOGISCHES VERHALTEN
2]
Ry 3] A B X
i
B 2] L L H
Gy ﬂ H L H
(08) 0 L H H
; é H H L

L
MZK115
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MZH185 LOGIC INTEGRATED CIRCUITS DTL e LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE DTL
MzJ 115 LEVEL CONVERTER ¢ PEGELUMSETZER TTL - LSL
J - K - MASTER - SLAVE FLIP - FLOP

CHARACTERISTIC DATA ¢ KENNDATEN - . MZH 185
Values of H and L levels Pegelwerte von H- und L-Zustéan-
are equal as at gates de sind die gleiche wie bei
of MH7400 series Gattern von MH7400 Reihe
Ambient temperature Umgebungstemperatur #ta -25 ... +85 °C
Supply voltage Betriebsspannung Uce 475... 525 v
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
Propagation delay time to Signal-Laufzeit beim Ubergang
level L L-Zustand trig < 60 ns
level H H-Zustand teLy < 300 ns
CHARACTERISTIC DATA ¢ KENNDATEN MZJ115
Ambient temperature Umgebungstemperatur da ~25... +85 °C
Supply voltage Betriebsspannung Uce 11,4...135 13,5...17 v
Fan-out from each output max. Ausgangsfécher pro Gatter max.
L level L-Zustand N 30 30
H level H-Zustand . N 100 100
Width of clock pulse min. Taktimpulsdauer tp (clock) 600 600 ns
Width of preset pulse min. Stellimpulszeit tr(s) 1,0 1.0 us
Width of clear pulse min. Rickstellimpulszeit tp () 1,0 .0 us
Input setup time min. Eingangsvoreilung min. tsetup 0 (1] ns
Input hold time min. Eingangsversetzung min. thotd 1] 0 ns
Volues of H and L levels Pegelwerte von H- und L-Zustédnde
are equal os ot gates: sind die Gleiche wie bei Gattern:
Supply voltage Betriebsspannung Uec 13,5 17.0 v
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
U =17V
each input beside clock jed. Eingang aus. Takteingang lia <10 <10 uA
clock input Takteingang Lt <30 <30 pA
Input current — L level Eingungss-trom = L-Zustand
Ur =17V
each input beside clock jed. Eingang aus. Takteingang =iz <15 <18 mA
clock input Takteingang =l <30 < 3,6 mA
Supply current Stromaufnohme Ice <14 <20 mA
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
Uec =12V, C, = 10 pF, % = 25°C
Propagation delay time to Signal-Laufzeit beim Ubergang
H level across R-output nach H-Zustand {iber R-Ausgang
or output oder Ausgang tein 70 ... 330 ns
L level across R-output nach L-Zustand iiber R-Ausgang
or output oder Ausgang teur 180 . . . 580 ns
H level across clock-output nach H-Zustand iiber Tokt-Ausgang  tpry 160 . . . 520 ns
L level across clock-output nach L-Zustand iiber Takt-Ausgang  tpur 270 ... 770 ns
Front time Anlaufzeit tr 200 ... 570 ns
Run-out time Ausloufzeit ts 70 ... 210 ns
MZi1s
TRUTH TABLE @ LOGISCHES VERHALTEN _ .
Action of inputs R and S: MZH185
t t If put in L level on Input R, en output Q is ordered L level.
" n¥ I. S If put in H level on input_S_. on output Q is ordered H level. TRUTH TABLE @ LOGISCHES VERHALTEN
I K Q Action of inputs R ond S is not dependent on clock input. A B - x
L T “an Funktion von Eingéngen Rund S: L L ]
H L H L-Zustand an R - Eingang bringt Ausgang Q auf L-Zustand. H L H
L H L H-Zustand on 5 - Eingang bringt Ausgang @ auf H-Zustand. L H H
H H Gn Funktion der R- und S - Eingtingen ist unabhdngig von Takt- H H L
eing

gany
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LOGIC INTEGRATED CIRCUITS DTL e LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE DTL MZK105
TIMING CIRCUIT e ZEITGLIED

CHARACTERISTIC DATA e KENNDATEN

Ambient temperature Umgebungstemperatur da ~25 ... 485 i
Supply voltage Betriebsspannung Uce 11,4...135 13,5 ...170 v
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand

Uee = 114V Urn =75 v
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand

Uce = 11.4 v Uz < 4,5 \'

Ugc = 135 V Ure < 4,5 \"

Uec = 170V Ure < 4,5 Vv
Qutput voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand

Ugc = 114 V, UL = 45V, —lp = 0,1 mA Uon > 10 v

Ucc = 135V, UL = 45V, —=lo = 0,1 mA Uon > 10 v

Ucc = 170 V, UL = 45V, —lo = 0,1 mA Uon > 12 v
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand

Uoc = 114V, Uig = 75V, lo = 15 mA Uoc <17 v

Ucc = 135V, Uig = 75V, lp = 18 mA Uor <17 Vv
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand

Ucc = 135V, U = 17V I <10 uA

Uce = 170V, Uig = 17V lig < 1,0 uA
Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand =

Uge = 135V, U = 1,7V =l <15 mA

Uge = 170V, U = 1,7V =In <18 mA
Short-circuit output current Kurzschlussausgangsstrom

Ugec = 135V, 8 = 25°C —los . | mA

Ucc = 170V, 82 = 25°C =los Q iia 25 mA
Supply current — level L Stromaufnahme — L-Zustand

Uee = 135V lece < 19,0 mA

Uec = 170 V lcce <230 mA
Supply current — level H Stromaufnahme — H-Zustand

Uoc = 135V lccH < 18,5 mA

Uec = 170V lccu <220 mA
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN: Ucgc = 12V, Uec = 15V, #a = 25°C
Output pulse duration Ausgangsimpulsdauer

L, I, M connected or L, J, M verbunden oder

1, M connected J, M verbunden

Rt = 40 k2, C; = 0 pF tg < 400 ns
Propagation delay time Signal-Laufzeit tera 350 ns
Propagation delay time Signal-Laufzeit

L and K connected, L und K verbunden,

reset, L and K connected Riickstellung, L u. K verbun- tent 01 -t ns

at remaining operating modes  den fiir {ibrige Betriebsarten tery 220 ns
Recovery time Totzeit & (Co + Co) - 107 s, F
Internal capacitance of timing Innere Kapazitit des Zeitbestim-

circuit between lead menden Gliedes zwischen

Hand OV Anschluss H und O V Co 10 pF
RECOMMENDED WORKING CONDITIONS: o EMPFOHLENE BETRIEBSBEDINGUNGEN:
Input pulse duration Eingangsimpulsdauer

(A, B, C, D) (A B, C, D) tr > 500 ns
Reset pulse duration (R) Rickstellimpulsdauer (R) R > 500 ns
Transition time Signal-Ubergangszeit

input A, B Eingang A, B trry > 0,1 Vius

input C, D Eingang C, D trHL > 1 Vius
Preset (input C, D) Voreilung (Eingang C, D) ty > 500 ns
Fan-out from each output Ausgangsfécher pro Gatter

level H H-Zustand No# max. 100

level L L-Zustand Mot max. 10
Resistance of timing Widerstand des Zeitbestim-

circuit menden Gliedes R; 5...500 kQ

rasistance range for Widerstandsbereich fiir

high accuracy hohe Genauigkeit R; 40 ... 200 k0
Capacitance of timing Kondensator des Zeitbestim- )

circuit menden Gliedes C; 0 ... (ohne Beschrankung) pF
Integrating capacitance Integrationskapazitat Cx 0...500 pF
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MH2009
MH2008A

MONOLITHIC SIX - CHANNEL SWITCH MNOS WITH CHANNEL P

FOR DIGITAL TECHNIQUE

MONOLITHISCHER SECHS-KANAL -SCHALTER -MNOS MIT KANAL P

FUR DIGITALE TECHNIK

Maximum ratings:

Grenzwerte:

Gate-emitter voltage Gate-Emitter-Spannung Ugsu max -30 Vv
Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung Upsu mox -30 A
Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung | Uspm max =30 v
Collector current Kollektorstrom IoM max -50 mA
Gate current 1) Gatestrom 1) lom mox +0.1 mA
Power dissipation (#: = 25°C)  Verlustleistung (#; = 25°C) : ’
for one switch fiir einen Schalter Pu max 150 mW
© total circuit . ganze Schaltung Pu max 600 mwW
Operating temperature range Betriebstemperaturbereich Ba max 0...+70 C
Storage temperature range Lagertemperaturbereich Dsig max -55...+155 °C
n Mnx:mum fomcrd current of protection Zener dicde.
Maoximal Durchlass-5trom der Zener-Schutzdiode.
Connection diogram Sockelschaitung
Top view Ansicht von oben
MH 2009 MH 2009A
1. Gate G1 2. Collector D6 1. Emitter 512 ?. Substrat B
2. Gote G2 10. Collector D5 2. Gate G1 10. Cellecter D6
3. Gote G3 11. Collector D4 3. Gote G2 11. Cellector D5
4. Gote G4 12. Collector D3 4. Gote G3 12. Collector D4
5. Gate G5 13. Collecter D2 5. Gate G4 13. Emitter 534
6. Gote G6 14. Collector D1 6. Gote G5 14. Collector D3
7. Emitter S1-6 7. Gate Gé 15, Collector D2
8. Substrat B B. Emitter 556 16. Collector D1
4B A00 8 BELEnno
] o
Gistierad Ty ,
uusw_f_ k! o . 8 23 ! +—t + o
Flz |z ®|2 zslzs lz|=z|*x =
Dros—i—dy 175 Dok 175
L | —1 L]
DZ Fe) -!—_ d:' I. ‘DZA'IS el T = : =
_— L s |
Doy i pE Koy i Dyoy; % B 1 55955
D&o :'l — - L - . - Dﬁ‘-t'z h:ll--.
Dy i : _*‘ﬁ..r. ~—t— Dse; —H J-L 55
" ] = BiE=1N
Dee; S R 0o T
) :l 3 aj 'I '-%5 2L 5 ‘i 5} -i?
Gy "-2 (3 Gy Gy Gs Gy Gz Gy [ GS Gg
MH 2009 MH 2009A
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: g = 25°C
Threshold voltage Schwellenspannung
Ugs = Ups, Ip = 10 xA Ur -25...-6 Vv
Gate-terminal forword current  Gatereststrom
Ups = 0, Ugs = —20 V -lgso <5 nA
Zero-gate-voltage drain current Kolilektorreststrom
Ugs = 0, Ups = -20 V Ipso < 10 nA
Zero-gate-voltage source current Kollektor-Emitterreststrom
Ugs = 0, Ups = -20 V ~lspo <25 nA
Drain-source on-state resistonce Kanalwiderstand
Ugs = =20V, Ip = 100 wA, Usg = 0 TDS (ON) < 400 0
Gate-source capacitance Gatekapazitdt
Ups = Ugs = 0, f = 1 MHz Ces <7 pF
Drain on-state current Kollektorstrom
Ugs = Ups = =10 V Ip -8 mA
Smcll-signal common gate Steilheit bei kleiner Aussteuerung
forward transfer admittance in Gateschaltung
Ugs = Ups = =10V, f = 1 kHz S 2,5 mS
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MHB108 UNIPOLAR DECIMAL COUNTER MNOS
WITH SUBSTRAT N AND CANAL P

UNIPOLARER DEKADISCHER ZAHLER MNOS
MIT N-SUBSTRAT UND P-KANAL

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

% ] -
e % 3 B 4 © S 1 6 10 7 9
Uno +03 ... —20 v b N (OO SO DN o S N
Ucr +03...-20 Vv S prre-g E
Urr L0 § o=l v ‘15-r——~IUGl - . KSo~ KSs ! {
Urw +4+0,3...—20 v i - p !
D 0 ...+70 oC : {
h i b o i
!?stg 20 ... i 125 C \O i
e ~ i
P L] i o ol e e I o A E
Bl — KOp—etKO1 = fKO, | IK KOs| 1K Q5| KOz JKOg[ - KOg i
Base connection diagram: Sockelschaltung -1 Unp = E
(top wiew) (Ansicht von oben) I 8 + 1 + T 1 T T T T {
1. Clock input T Takteingang T 1t iTO {
2. Reset input N Riickstelleingang N { i
3. Qutput O1 Ausgang O1 2-1 i
4. Output O3 Ausgang O3 r j
5. Qutput OS5 Ausgang 05 k: S D e e T e e = T
6. Output O7 Ausgang O7
7. Qutput O9 Ausgang 0%
8. Substrat (earth) Substrot (Erde)
9. Output of carry Ausgang der Ubertrag-
circuit P schaltung P BASIC TECHNICAL DATA @ TECHNISCHE GRUNDDATEN
10. Output O8 Ausgang 08
11. Output O6 Ausgang 06 . Supply current Stromaufnahme
12, Output O4 Ausgang O4 Upp = ~20 V Ipp 25 mA
13. Qutput 02 Ausgang O2 " )
14. Output 00 Ausgang OO0 MNoise margin Stirsicherheit
15. Supply voltage of Speisespannung von ’ Upp = —195V, 1 =0 Un . 2_'0 v
output stages Ug, Endstuffen Ugq;
16. Supply voltage Upp Speisespannung Upp

Outlines e ' Abmessungen 10 14

CHARACTERISTIC DATA e KENNDATEN

STATIC DATA e STATISCHE KENNDATEN: #; = 0...+470°C, Upp = —16,5...—19,5V

Input leak current T - Eingangs-Ableitstrom T .

Urr = =10V Irr <1 uA
Input leak current N ' Eingangs-Ableitstrom N - ;

U =—-10V liy <1 ; #A
Input capacitance T _ Eingangskapazitat T ;

Urr = =5V, f = 100 kHz Crr <10 pF
Input capacitance N Eingangskapazitdt N

Uww = =5V, f = 100 kHz Cin <10 pF
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand

(log 0) U <15 v
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand

(log 1) —~Ur =50
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand

(log 0)

log = —100 pA —Uon < 1,0 V'
Out(;I)ut vr;ltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand

og 1

loc = 10 uA —UotL > 6,0 v
DYNAMIC DATA ® DYNAMISCHE KENNDATEN: 98 = +25°C, Upp = —17 V
Clock impulse frequency Taktfrequenz fo 0...100 kHz
Clock impulse width Taktimpulsbreite

level L L-Zustand twe >3 us

level H H-Zustand tw >5 us
Propagation delay time of leading Verzégerungszeit der Ausgangs-

edge of output signal : signal-Anlaufkante tone <4 us
Propagation delay time of trailling Verzégerungszeit der Ausgangs-

edge of output signal signal-Auslaufkante tory <4 us
Leadinge edge and trailling Impulsflanke — Anstiegzeit und

edge of clock impulses Abfallzeit der Taktimpulsen traL < 200 HS

) trLH < 200 s

Reset impulse width Riickstellimpulsbreite twne >5 us

All parameters market with letter L are related to low (more negative) voltoge level, with letter H to high (more positive) voltage level.
Alle Parameter, bezeichnete mit Buchstabe L, beziehen sie sich zum niedrigeren (negativeren) Spannungszustand, mit Buchstobe H zum héheren (positive-
ren) Spannungszustand.

56



MHB1032 STATIC SHIFT REGISTER MIS
STATISCHER SCHIEBEREGISTER MIS

1,1, 2 4, 8 16 BIT

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

Voltage difference Spannungsdifferenz

Uce; Uee -20... 40,3 v
Uce: Uer -10... +0,3 Vv 5, m?l
Uees Us —-10... +03 ) k ] e o :
Uce; Ue ~10 ... 403 \" : ey I P T
Power dissipation Leistungsverbrauch Ptot 200 mW E FEGETRH LR v
] -
Operating temperoture Betriebstemperatur- 1‘1'—- —4—- S e = ?ﬁ
H o = ] 3
range bereich a 0...470 °C ! REGSIER im‘.ﬁjc REGISTER
3 1 LB BET f BET
Storage temperature Lagertemperatur- E | |
range bereich ¥stg  =55...+155 °C S - O _;.L lf)“____g )

Base connection dicgram: Sockelscholtung :

BASIC TECHNICAL DATA:

TECHNISCHE GRUNDDATEN:

Supply current Upp Stromoufnohme Uee o
Ugc Uge el
Noise margin min. Stérsicherhelt min. U

Outlines

e Abmessungen 10 14

mA
mA

{top view)

1.

m‘d&!—ﬂhul’\)

"
12.
13.
14,
15.
16.

Uce supply veltoge

. input B
- Ugg supply voltoge
. output 8

input 2

. output 2

. Ugr supply voltage
. output 16

. output 1b

. input 1b

output 4
input 4
output 1a
clock @
input 1a
input 16

(Ansicht von cben)
Speisespannung Ucc
Eingong 8
Speisespannung Ugg
Ausgang B

Eingang 2

Ausgang 2
Speisesponnung UGI
Ausgang 16

Ausgang 1b

Eingong 1b

Ausgong 4

Eingang 4

Ausgang 1o

Tokt @

Eingang 10

Eingang 16

CHARACTERISTIC DATA ¢ KENNDATEN

STATIC DATA e STATISCHE KENNDATEN:

Clock input voliage
level L
level H
Clock input current
—Up =5V
Clock input copacitance
Up = Uee: f=1MHz
Data input voltage

level L
level H
Data input current
Uy =5V
Data input capacitence
U@ = Ugc; f =1 MHz
Data output voltage
level L, lor = 1,6 mA
level H, lgi =01 mA

DYNAMIC DATA o DYNAMISCHE KENNDATEN:

Clock impulse frequency
Clock impulse width
level H
level L

Transition rise time of
clock frequency
Transition fall time of
clock frequency

Data input setup time towards
clock impulse @, ev. @;

Data input hold time towards
clock impulse @, ev. @;

Data output propagation delay
time towards clock impulse
@, ev. P2 (lastone gate TTL)
level H
level L

Takteingangsspannung

ta = 0...+470°C, Uggc = +5+ 025V, Ugr =0V, Ugg =—-12V L+ 05V

L-Zustand o, <08 v
H-Zustand Uey > 35 v
Takteingangsstrom
o < 1,0 uA
Takteingangskapazitét
co <20 pF
Dateneingangsspannung
L-Zustand Usr <08 v
H-Zustand Uiy e Vv
Dateneingangsstrom
I <10 uhA
Dateneingangskapazitat
Cr <10 pF
Datenausgangsspannung
L-Zustand UoL <04 Vv
H-Zustand Uon > 4,0 v
fa = 4+25°C, Ugc = +5V, Usr =0V, Ugeg = =12V
Taktfrequenz i 0...10 MHz
Taktimpulsbreite
H-Zustand tuy > 450 ns
L-Zustand twi > 400 ns
Taktsignal-Ubergangszeit
LH-Flanke trim <1,0 us
Taktsignal-Ubergangszeit
HL-Flanke trur <10 us
Dateneingangsvoreilung gegen
Taktimpuls @, ev. @; tsetup > 200 ns
Dateneingangsversetzung gegen
Toktimpuls @, ev. @] thola > 25 ns
Datenausgangsverzégerungszeit
gegen Taktimpuls @, ev. @2
(Belastung ein Gatter TTL)
H-Zustand tery < 450 ns
L-Zustand tPHL < 450 ns
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DYNAMIC SHIFT REGISTER MIS
DYNAMISCHER SCHIEBEREGISTER MIS

2 100 BIT

MHB2100

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

Voltage difference

Spannungsdiiferenz

Uce; Uce —20...+403 v )
Uce: Ucr —~10 ... 403 v 2 s
Uee: U; —i0...+03 v i i
Uge: Ue =20 ... +03 v : !
RECTERE | | gaes
WO 3 D]
Power dissipation Leistungsverbrauch Pio: 200 mW T p3hdeL,
Operating temperature  Betriebstemperatur- e _i
range bereich i 0...4+70 <C i -
Storage temperaiure Lagertemperatur- i
range bereich t.g =55 +155 °C s
Base connection diagram: Sockelschaliung:
(top view) {Ansicht von oben)
1. input A Eingang A
BASIC TECHNICAL CATA: TECHNISCHE GRUNDUCATEN: 2. output A Ausgang A
Supply current Uppn Stromaufschme Upqe- lre 8 mh 3. clock @, Tokt @,
Uss Usg log 8 mA ; - -
Noise margin min. Sticsicherheit min. U 1 v 6.. Upp supply voltogs Speisespannung Upep
7. ciock ¢ Takt b,
8. output B Ausgarg B
9. input B Eingong B
1. - -
M. - -
12, - -
Outlines @ Abmessungen 1013 13, Ug supply voltege Spepessanmng Ugy
14. U supply voltage Speisespannung Upg
CHARACTERISTIC DATA ¢ KENNDATEN
STATIC DATA e STATISCHE KENNDATEN: 9; = 0...4+70°C, Ugc = +5 £ 025V, Ugsr = 0V, Unp = —12 = 05V
Clock input voltage Takteingangsspannung
level L L-Zustand Uop; = 11,0 v
level H H-Zustand Uy > 3,5 v
Clock input current Takteingangsstrom
—Ud = 17V 11:/] < 1,0 wh
Clock input capacitance Takteingangskapazitét
U® = Ucc: f =1MH:z Co < 45 pF
Data input voltage Datensingangsspannung
level L L-Zustand Urz <08 A
level H H-Zustand Ura > 3,5 v
Data input current Dateneingangsstrom
-Ur=5V I <10 A
Data input capacitance Dateneingangskapazitat
U® = Ugg; f=1MH:z Ci <10 pF
Data output voltage Datencusgangsspannung
level L,  lor = 1,6 mA L-Zustand Un:r <04 \
level H, gy =0,1 mA H-Zustand Uow > 4,0 W
DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN: #: = +25°C, Ucc = +5V, Ugr =0V, Uge = =12V
Clock impulse frequency Taktfrequenz £ 0001 ...2 MHz
Clock impuisa width Taktimpulsbreite
level H H-Zustand twn 02...25 ns
Transition rise time of Taktsignal-Ubergangszeit
clock frequency LH-Flarke trra <10 us
Transition fo!l time of Taktsignal-Ubsrgongszeit
clock frequency HL-Flanke troe <10 s
Data Input setup time towards Dateneingangsvoreilung gegen
clock impulse @, ev. ¥; Taktimpuls @, ev, @: tsetup > 200 ns
Data input hold time towards Dateneingangsversetzung gegen
clock impulse @, ev. ®; Taktimpuls @, ev. @; thold >0 ns
Data output propagation delay Datenausgangsverzdgerungszait
time towards clock impulse gegen Taktimpuls 2, ev. @2
@, ev. @z (last one gate TTL) (Belastung ein Gatter TTL)
level H H-Zustand tery < 250 ns
level L L-Zustand tpaL < 250 ns




MHB4032

STATIC SHIFT REGISTER MIS
STATISCHER SCHIEBEREGISTER MIS

4 X 32 BIT

MAXIMUM RATINGS e

Voltage difference

GRENZDATEN

Spannungsdifferenz

o e

Uee; Uso -20... +03 '
Uee; Uor —10... 40,3 V
Uee: Us —10... +03 v f““‘“‘% 5 8 2 ke
: —10... +0, v T [T T
oo i L] recsrERal | REGSTERB| | )
Power dissipation Leistungsverbrauch Piot 300 mw ; 28T ] %en 1!’ Ugg
Operating temperature  Betriebstemperatur- ]',? : -——:}_ adthi,
range bereich Ba 0...470 <C 1 REGITERG REGISTER D e
! o MCFI-1 320 !
Storage temperature Lagertemperatur- ! :
range bereich Dstg  =55...4+135 °C ! !
bnuinatie s nmman ke SR SE ) R |
9 1 13
Base connection diagiam: Sockelschaltung:
(top view) {Ansicht von oben)
1. Uge supply voltage Speisespannung U
BASIC TECHNICAL DATA: TECHNISCHE GRUNDDATEN: 2. output B Ausgang B ce
Supply current Upp Stromaufnohme Uq. lee i5 mA 8. output A Ausgong A
Ugo Uge feg 15 ma 4. Ugj supply volicge Speisespannung UG]’
Noise margin min. Stérsicherheit min. U 1 v 2 lrlp:t A Eing:ng A
7. clock @ Takt @
8. output B Eingong B
9. input C Eingang C
10. - -
11, input D Eingong D
12. Ugg supply voltoge Speisespannung Yo
Outlines e Abmessungen 10 13 13. output D Ausgang D
14. output C Ausgang C
CHARACTERISTIC DATA ¢ KENNDATEN
STATIC DATA e STATISCHE KENNDATEN: #§; = 0...+70°C, Ugc = +5 + 025V, Ugt =0V, Ugg = —12 L 05V
Clock input voltage Takteingangsspannung
level L L-Zustand Uar <08 \
level H H-Zustand Ugy =35 \Yj
Clock input current Takteingangsstrom
—Up =5V o <10 uh
Clock input capacitance Takteingangskapazitét
U® = Uge; f=1MH:z Cop < 20 pF
Data input voltage Dateneingangsspannung
level L L-Zustand U <08 \s
level H H-Zustand Uiy > 35 Vv
Data input current Dateneingangsstrom
-Ur=5V 11 < 1,0 ,uA
Data input capacitance Dateneingangskapazitét
UD = Uge; f=1MHz Cy <10 pF
Data output voltage Detenausgangsspannung
level L, lor = 1,6 mA L-Zustand Uor <04 \')
level H, lpy = 0,1 mA H-Zustand Uoy > 4,0 V'
DYNAMIC DATA ¢ DYNAMISCHE KENNDATEN: #; = --25°C, Ucg = +5V, Ugr = 0V, Uge = —12 V
Clock impulse frequency Taktfrequenz fo ) TR (1| MHz
Clock impulse width Taktimpulsbreite
level H H-Zustand twh > 450 ns
level L L-Zustand twi > 400 ns
Transition rise time of Taktsignal-Ubergangszeit
clock frequency LH-Flanke trei <10 us
Transition fall time of Taktsignal-Ubergangszeit
clock frequency HL-Flanke true <10 s
Data input setup time towards Dateneingangsvoreilung gegen
clock impulse @, ev. @ Taktimpuls @, ev. @} tsetup > 200 ns
Data input hold time towards Dateneingangsversetzung gegen
clock impulse @, ev. @y Toktimpuls @, ev. @; thold > 25 ns
Data output propogation delay Dutenuusgong§ver15gerungszeit
time towards clock impulse gegen Taktimpuls @, ev. @2
@, ev. @ (last one gate TTL) (Belastung ein Gatter TTL)
level H H-Zustand triil < 450 ns
level L L-Zustand tenr < 450 ns
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MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUIT FOR CONTACTLESS MH18S1
SWITCHES WITH MAGNETIC FIELD CONTROL
MONOLITHISCHER INTEGRIERTER SCHALTKREIS
FUR MAGNETISCH BETATIGTE KONTAKTLOSE SCHALTER
Maximum ratings: Grenzwerte:
Supply voltage Speisespannung Us/s 5401 v
Output current Ausgangsstrom :’;: :gi :g mi
Qutput current with parallel AUSgungsst'rom mit parallel-

connected outputs gekoppelten Ausgdngen lija +l274 max 20 mA
Operating temperature range Umgebungstemperaturbereich ta max 0...+55 s
Storage temperature range Lagertemperaturbereich hstg max —55... +55 =C

CHARACTERISTIC DATA:

KENNDATEN: % = 25°C

Output voltage — L level
Usja = 54001V, Rz
Usj4 = 5+001V, Rz

Output voltage — H level
Usj¢ = 5+001 V, Iz =
Uspa = 5001V, Iz =

Magnetic induction = H level
Usja = 51+001V, lz; =

Magnetic induction — L level

Uspg = 5001V, Rzp =

Magnetic hysteresis
Usja = 54001V, lz; =

Insulatory output current
Uz = 5V
U1 =5V

Switching time ~ rise time
Usjg = 54+001V, Iz; =

Switching time — fall time
Us;g = 54001V, Iz; =

Supply current — H level

Usg = 51001V, Rzr =

Ausgangsspannung — L-Zustand
2,5 k2

Ausgangsspannung — H-Zustand
1 mA
1...10 mA

Magnetische Induktion — H-Zustand
lzz=1...10 mA

Magnetische Induktion — L-Zustand
Rzz = 2,5k

Magnetische Hysterese
lzz = 1...10 mA

Ausgang-Isolationsstrom

Schaltzeit — Anstiegzeit

lzz=1...10 mA

Schaltzeit — Abfalizeit

lzz=1...10 mA_’

Speisestrom — H-Zustand
Rzz = 2,5 k22

Us/e
Uz/4

Ui/
Uz/4

AB

l1/2
I2/1

tr
t

1374

<025
< 0,25

003...003

< 0,015

< 0,015

<05

< 10

<15

mA
mA

us

us

mA




MHIST1 MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUIT SCHMITT TRIGGER
MONOLITHISCHER INTEGRIERTER SCHALTKREIS SCHMITT - TRIGGER

Maoximum ratings: Grenzwerte:
Supply voltage Speisespannung Usys 5401 v
OQutput current Ausgangsstrom 1274 max 15 mA
Operating temperature range  Umgebungstemperaturbereich Ya mox 0...-+55 °C
Storage temperature range Lagertemperaturbereich T max -55...+55 *C
T
% 123 =3 "
.UE
@ T5 outpul
2t
1o :
[
s doe A
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: ¥q = 25°C
Output voltage — L level Ausgangsspannung — L-Zustand
Usyg = 5+001V, Rz = 25 k2 Uz/4 < 0,25 Vv
Output voltoge — H level Ausgangsspannung — H-Zustand
Usjs = 5+ 001V, Iz = 1...10 mA Uz/a > 315 v
Input voltage — L level Eingangsspannung - L-Zustand
Usje = 54001V, Rz = 25 k@ (U > 2,85 v
Input voltage — H level Eingangsspannung — H-Zustand
Uspg = 53001V, 1z =1...10 mA Uije < 2,30 V-
Input voltage difference Eingangsspannungsdifferenz
Usyg = 540,01 V AUjq < 40 mV
Switching time — rise time Schaltzeit — Anstiegzeit ;
Usjg = 54001V, Iz=1...10 mA tr <05 HS
Switching time — fall time Schaltzeit — Abfallzeit
Usjg = 54+001V, Iz=1...10 mA tf <10 us
Supply current — H level Speisestrom — H-Zustand TR
Usjg = 5+001V, Rz = 25 k22 l3/4 <15 mA
— | om0l %
N :
I 3 1 t
s A 4
B> j g o
pe <
: B
36 16 joenlet o5 025°%°
MH 1551 } : i &
MH 1ST1 REZ AA e s —
CUT A-A < . \ i
SCHNITT A-A g Mt ve vaditencsti O5mm od pouzdre
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INTEGRATED CIRCUITS @

INTEGRIERTE SCHALTKREISE
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032
I ros
L
max 6.7
|
|
10 16 10 17
Case ® Gehbuse Correspond to ® Entspricht ca
Serial number TESLA (SN 358720) IEC RVHP
| Seriennummer - enclosure base enclosure base JEDEC enclosure base
! Kappe Sockel - Kappe Sockel Kappe Sockel
! 101 K505 K304A 191—-C4 191—-B6C TO—-12 A1l B1
102 K505 . K4a06A 191-C4a — — A1 —
103 K506 Pa02A 191—-C4 191—B7C T0-77 A19 -
i 104 K512 P402B 191—-C4 191—-B7C TO-77 A19 -—
E 105 K512 P422B 191—-C4 —_ TO0-77 A19 —
i 106 K512 P412B 191-C4  191—B7C T0-77 A19 -
: 107 K505 P403B 191—-C23 191—-B31 TO-74 A15 —_
! 108 K512 P403B 191-C23 191—-B31 TO-74 A15 -_
i 109 K512 P404B 191—-C23 191—-B32 TO-73 A15 -
| 1010 K507 P103B 197—-C7 191-B10 - A7 B11A
|
E 1011 K601 P601F 191—C14B  191-B18 ~T0-73 ~A4 Bé6
|
: 1012
' 1013 Kao2 = = A TO-116 - -
1014 K404 —_ - - - e —
: 1015 Kaos — — - — — —_
‘ 1016 K408 — —_ —_ —_ —_ -
i 1017 Kao9 - — — — - —
TRUTH TABLE @ LOGISCHES VERHALTEN
MH7472, MHB472, MH5472 MH7474, MH3474, MH5474 Remarks: @ Bemerkungen:
by e § (one flip-flop — ein Flipflop) T
£ ty, + 1 2 K=K KK
s % 3. t,; = bit time before clock pulse
input D output Q@ output Q Zeitpunkt vor dem Taktimpuls
0 0 Qn _ = 4. t, + 1 = bit time after clock pulse
0 1 0 Eingang D Ausgang Q Ausgang Q . Zeitpunkt noch dem Toktimpuls
1 a a 0 1 5. Qn = state on output Q In time ty
: . = 1 1 0 Stand am Ausgang Q im Zeit t,
n
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GLOSSARY OF USED ABBREVIATIONS
ERLAUTERUNGEN DER ANGEWENDETEN BEZEICHNUGEN

A
AGC
ARM
Apd
Apk

Ay
Aur — Aurr
Aud

B
BW
Cy
CMR
Eup

F

Fa

f

fr min
hz1g

hzie

Rthja, R:
-Rrhf:. Res

Rz, R
ICE (ON)
ICE (OFF)
reiN

S

SVR
TK

tip
tip/T

tr

Us
Use
Ucs
Ucc
Ucsk
Ucko
Uzs
Upp
Use
Ur
Urp
Urn ef
Uro

Ux

Uo
AUog
Uoar
Uom
Uom/uM
Uon
Uoo
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current gain

automatic gain control

A. M. rejection

power gain as differential amplifier

power gain as cascode amplifier

voltage gain

differential voltage gain

differential voltage gain

unbalance

bandwidth

input capacitance

common-mode rejection ratio

supply voltage rejection ratio

noise factor

noise factor in differential amplifier

frequency

cut-off frequency at which hzze = 1

current gain in grounded emitter circuit,
static value

current gain in grounded emitter circuit,
small signal value

absolute value of current amplifications factor

operating current

collector current

operating current

operating current

emitter current

operating current

input current

input bias current

input offset current

input bias current

output current

output peak current

quiescent current

quiescent current range

output short-circuit current

stabilized current

total harmonic distortion

dissipation

output power

total dissipation

external resistance between base and emitter

generator internal resistance

internal resistance

input resistance

input resistance of one input

output resistance

thermal resistance between junction and
ambient air

thermal resistance between junction
and case

load resistance

channel resistance in closed state

channel resistance in unclosed state

dynamic resistance

slew rate

supply voltage rejection ratio

av. temperature coefficient

impulse time

tasting ratio

rise time

supply voltage

base-emitter voltage

collector-base voltage

positive supply voltage

collector-emitter voltage

collector-emitter voltage, base open

emitter-base voltage

supply voltage

negative supply voltage

input voltage

differential input voltage

input noise voltage, R. M. S. value

input offset voltage

noise voltage

output voltage

line regulation

output A. F. voltage
output voltage, peak value
output voltage swing

noise output voltage
output offset voltage

Stromverstarkung
AGC-Bereich
AM-Unterdriickung
Leistungsverstéirkung als Differentialverstdrker
Leistungsverstarkung als Kaskodenverstdrker
Spannungsverstdrkung
Differential-Spannungsverstarkung
Differential-Spannungsverstérkung
Unwucht
Bandbreite
Eingangskapazitét
Gleichphasiges Signalunterdriickungs-Verhditnis
Empfindlichkeit an Betriebsspannungsanderung
Rauschfaktor
Rauschfaktor als Differentialverstdrker
Frequenz
Grenzfrequenz, bei welcher hate = 1
Gleichstromverstérkungsfaktor
in Emitterschaltung
Kleinsignal-Stromverstdrkungsfaktor
in Emitterschaltung
Stromverstdrkungsfaktor-Absolutwert
Betriebsstrom
Kollektorstrom
Betriebsstrom
Betriebsstrom
Emitterstrom
Betriebsstrom
Eingangsstrom
Eingangs-Null-Strom (Eingangsbiasstrom)
Eingangsstrom-Unsymmetrie (Eingangsoffsetstrom)
Eingangs-Null-Strom (Eingangsbiasstrom)
Ausgangsstrom
Ausgangsspitzenstrom
Ruhestrom
Ruhestroméinderung
Ausgangs-Kurzschluss-Strom
Stabilizierter Strom
Verzerrung
Verlustleistung
Ausgangsleistung
Gesamtverlustleistung
Ausserer Widerstand zwischen Basis und Emitter
Generator-Innenwiderstand
Innenwiderstand
Eingangswiderstand
Eingangswiderstand von einen Eingang
Ausgangswiderstand
Warmewiderstand zwischen Sperrschicht
und umgebender Luft
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht
und Gehduse
Belastungswiderstand
Kanalwiderstand im geschalteten Zustand
Kanalwiderstand im ungeschalteten Zustand
Dynamischer Widerstand
Flankensteilheit
Empfindlichkeit an Betriebsspannungsénderung
Mittlerer Temperaturkoeffizient
Impulsdauer
Tastverhdlnis
Anstiegzeit
Speisespannung
Basis-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Positive Speisespannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei offener Basis
Emitter-Basis-Spannung
Speisespannung
Negative Speisespannung
Eingangsspannung
Differential-Eingangsspannung
Eingangs-Rauschspannung, effektive
Eingangsspannung-Unsymmetrie
(Eingangsoffsetspannung)
Rauschspannung
Ausgangsspannung
Netzregelung
NF-Ausgangsspannung
Ausgangsspannung (Spitzenwert)
Ausgangsspannung (Spitze-Spitze)
Ausgangsrauschspannung
Ausgangsspannung-Unsymmetrie



output voltage swing

long term stability

reference voltage

reference voltage change

input voltage

output voltage

output voltage change

mutual conductance

input impedance

output impedance

average temperature coefficient of input
offset current

average temperature coefficient of input
offset voltage

ambient temperature

case temperature

junction temperature

storage temperature

Ausgangsspannung (Spitze-Spitze)

Langzeitstabilitat

Referenzspannung

Referenzspannungs-Anderung

Eingangsspannung

Ausgangsspannung

Ausgangsspannung-Anderung

Steilheit

Eingangs-lmpedanz

Ausgangs-Impedanz

Mittl. Temperaturkoeffizient der Eingangsstrom-
Unsymmetrie

Mittl. Temperaturkoeffizient der Eingangsspannungs-
Unsymmetrie

Umgebungstemperatur

Gehdusetemperatur

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperatur



